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Der vorliegende Katalog ist vor allem fiir Konstrukteure und Gerdteentwickler bestimmt und
ausschlieBlich als Informationsmaterial zu betrachten,

Der Katalog pibt keine Auskunft iiber Liefermoglichkeiten und beinhaltet keine Verbind-
lichkeiten zur Produktion.

Giiltige Vertragsunterlagen fiir den Bezug der Schaltkreise sind allein die Typenstandards, die
gultigen Kenndatenblidtter oder die vertraglich festgelegten Vereinbarungen.

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dicnen, behalten wir uas vor.

Anfragen und Hinwsise. die sich auf den Inhalt und den Bezug des Kataloges beziehen, bitten
wir an '

VEB Halbleiterwerk- Frankfurt (Oder)
im VEB Kombinat Mikroelektronik
AuBenstelle Leipzig

Werbung und Messen

DDR - 7010 Leipzig

Messegelande, Halle 17, 11, wge
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Typenverzeichnis
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Tvp internationaler Bauform Seite
Vergleichstyp "
TR -
Sensor- und Initiator-
schaltkreise
A301D TCA 205 A C 19
TA30LW TCA 205 A B 19
A302D TCA 345 A O 27
B303D TCA 205 A C a6
B304 D TCA 205 A C 36
B305D TCA 205 A 8 36
B 306 D TCA 205 A B Kl
B 511 N1/N2/N3/Nd4 N
Nm AD 590 - 49
Operationsverstarker
und Komparatoren
A/B 109 D uA 709 C C 53
A/B 110D HA 709 C C 66
B 060 D/Dm/Dp/It TL 060 CP/ACP/BCP/ B
ICP i
B 061 D/Dm/Dp/Dt TLO61 CP/ACP/BCP/ICP B 75
B 062D/Dm/Dp/Dt TL062 CP/ACP/BCP/ICP B 75
B 064D/Dm/Dp/Dt TLO64 CN/ACN/BCN/ICN e 75
B 066D/DM/Dp/Dt TLO66 CP/ACP/BCP/ICP B i
B 080D/Dm/Dp/Dt TLO&0 CP/ACP/BCP/ICP B 86
B 081D/ Dm/Dp/Dt TLO&1 CP/ACP/BCP/ICP B 86
B 082D/Dm/Dp/Dt TLOS2Z CP/ACP/BCP/ICP B &6
B 083D/Dm/Dp/Dt TLO83 CN/ACN/BCN/ICN 6% 86
B 084D/Dm/Dp/ Dt * TLO84 CN/ACN/BCN/ICN ( 86
B 165H L 165 MH 96
BI65V ' L 165 MV 96
" B176D A 776 B ~104
B177D E 104
B6l1D/B6ISD v TCA 3L A/TCABZISA . A 113
B62ID B625D TCA 321.A/ TCA 325 A A 113
B631 D/B635D TCA 331 A/ TCA33I5 A A 113
B761D/B765D TAA 761 A/ TAAT6S A A 113
B8l D/B8SD © | TAAS861 A/ TAABGS A A 113
B 2761/ B 2765 D TAA 2761 A/ TAA 2765 A B 113
B 4761 D/ B 4765 D TAA 4761 A/ TAA 4765 A C 113




Typ internationale Bauform Seite
Vergleichstyp
Wandlerschaltkreise
Cs500D TL 500 C G 127
Cs01D TL 501 C G 127
Cs02D TLS02C J 127
Cs504 D L 133
C520D AD 2020 D 140
C5650D AD 565 K 145
C565D AD 5635 K 145
C5658 b AD 565 K 156
Cs570D AD 570 IN G 149
C571D AD 371 IN G 149
Timer-Schaltlireicc
B 555D LM 555 CN B 161
B5seD LM 556 CN G 161
Transistorarravs
B315D Q2T 2222 C 169
B3I5E Q2T 2222 E 169
B3I5K Q2T 2222 F 169
B325D Q2T 2222 & 169
RIS E Q2T 2222 E 169
B35 K Q2T 2222 F 169
B 340D C 174
B341D C 174
B342D C 174
B 360 D TPCQ 2222/TPQ 3724 C - 169
B 360 E TPQ 2222/TPQ 3724 E 169
B360 K TPQ 2222/TPQ 3724 F 169
B 380 D TPQ 2221/TPQ 3725 G 169
B 380 E TPQ 2221/TPQ 3725 E 169
B 380 K TPQ 2221/TPQ 3725 F 169
Spannungsregler — 1S
B3170 V/B 3171V LM 317/1M 317 HV Q 1R0
LM 337/ LM 337 HV Q 180

B3370V/B 3371V



Tvp internationaler Bauform Seite
Vergleichstyp

Schaltkreise fir

sonstige Anwendungen
AT D G 193
B222D C 200
B 260 D TDA 1060 D 208
B3I8D TAA 970 C 219
B31KD C 219
B33l G WC 501G P 222
B391D - - (8 238
B4al G SAS 261 84 P 225
B462 G SAS 261 R 225
B 58Y N/Nm:/Np/Ng AD 589 IVK/L/M N 229
B 634 D SN 2865 A C 233
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2. Einbau- und Lotvorschriften
2.1. Aligemeine Hinweise

Diese Einbau- und Létvorschriften gelten fiir integrierte Schaltkreise, die den Herstellerstempel
des VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) tragen. Der Einbau mufi so erfolgen. daB der Stem-
pelaufdruck auf dem Bauelement deutlich lesbar bleibt.

Allgemeine technische Forderungen fir den Betrieb und die Lagerung von integrierten Schalt-
kreisen werden in“den DDR-Standards TGL 24951 . Integrierte Haibleiterschaltkrerse — Allge-
meine Technische Bedingungen. TGL 32377 ,Bauelemente der Elektronik — Allgemeine tech-
nische Forderungen™ und den Typenstandards fiir die entsprechende Type angegeben.

Die Schaltkreise sind vor elektrischen, mechanischen und thermischen Uberbelastungen sowohl
bei ihrer Verwendung in den Schaltungen als auch bei ithrem Einbau sorgfaltig zu schiitzen.

Die im Tvpstandard angegebenen Grenzwerte der elektrischen, mechanischen und thermischen
Parameter diirfen unter keinen Umstanden iberschritten werden. Dabei konnen kurzzeitige
Uberschreitungen der Grenzwerte zu einer Beschadigung oder Zerstorung des Bauelementes
fuhren. - ’ , .

. Eine Uberschreitung einzelner Grenzwerte ist auch dann nichi zulissig, wenn andere Grenz-
werte nicht voll ausgenutzt werden,

Bei der Dimensionierung von Schaltungen mit integrierten Schaltkreisen sind Schwankungen bei
der Speisespannung und den Signalspannungen. Anderungen der Belastungen und der Tempe-
ratur sowie Kennwertinderungen in Abhéngigkeit von der Temperatur und der Speisespannung
o zu beriicksichtigen, daB im vorgesehenen Anwendungsfall die absoluten Grenzwerte einge-
halten. Bei Schaltkreisen mit hoherer Verlustleistung ist fiir ausreichende Wirmeabfuhrung zu
sorgen. Dabei ist die Einbaulage zu beachten. Weiter ist auch auf thermische Stabilitit zu ach-
ten. damit es nicht durch thermisches Aufschaukeln zum Uberschreiten eines Grenzwertes
kommit. )

Beim Einbau und der Verwendung integrierter Schaltkreise in der Schaliung st darauf zu ach-
ten, daB keine duBeren unzulassigen Einfliisse (mechanische, thermische o. 4.) direkt oder indi-
rekt auf die Bauelemente einwirken konnen. AuBere Uberbeanspruchungen konnen dazu fuh-
ren. dall auBer direkten mechanischen Unterbrechungen der zum Kristall fuhrenden Zuleitun-
gen der hermetisch abgeschlossene Schaltkreis undicht werden kann und somit dulere klima-
tische Einflissse sofort oder in der Folgezeit auf die Oberflache einwirken kdnnen. '
Dadurch konnen die Bauelemente so beeinflubt werden, daB sie nicht mebr funktionstiichtig
sind. ; '

Im Reklamationsfall wird durch den Hersteller die Einhaltung dieser Einbau- und Lotvorschrif-
ten iberpriift. Bei VerstoB gegen diese Vorschrift geht das Recht auf Garantieleistung verloren;
entsprechende Schaltkreise durfen nicht in die Datenruckmeldung einbezogen werden. -




W L
2.2. Einbauvorschrift fiir integrierte Schaltkreise im DIL-Plastgehiuse
Beim Einbau der Schaltkreise ist zu beachten, daB die zuldssigen Kréfte nicht uberschritten
werden. .
Fiir den Einbauvorgang der Schaltkreise sind zulassig:
— Zug- und Druckkrifte in Richtung der Anschlusse
bis zu 500 p fur das gesamte Bauelement sowie
bis 100 p fiir jeden einzelnen AnschluB.
Die Krifte miissen am Gehause groBflachig angreifen.
— StoBbelastung bis zu einem Spitzenwert der Beschleunigung von a = 40 g bei einer mini
malen StoBdauer von t = 6 ms,
Torsionskrifte, die auf die Anschliisse wirken. sind nicht zugelassen.
Der Winkel der Anschiiisse darf nur zum Zweck des Einbauens innerhalb des Bereiches von
90 °...105 " fiir Plastschaltkreise verindert werden (Bild 1), Zusatzliche Verbiegungen sind nicht
zulassig. '

El1J &85

Plastgehduse

Bildi Zuldssiger Biegewinkel der Anschliisse



Die Anschlisse diirfen maximal bis zu den Aufsetzkanten in die Bohrungen der Leiterplatte

wosteckt werden. .
gosteckt werd EL 2 J 85

e |
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Bild 2 (Schematische Darstellung)

Die Schaltkreise diirfen nicht in der Nihe von wiarmeerzeugenden Bauteilen angeordnet wer-
den, wenn dabei die zulissigen Grenzwerte der Umgebungstemperatur fiir den elektrischen Be-
trich uberschritten werden,

2.2.1. Einbauvorschrift fiir integrierte Schaltkreise im DIL-Plastgehiuse
mit Kiihlfahnen.

Es gelten die Angaben unter 2.2, Zusitzlich gilt fur die Kihlfahnen, daB sie weder thermiscn
noch mechanisch belastet werden diirfen. Sie diirfen innerhalb eines Winkels von =8 (Bild 3)
gerichtet werden. Ein weiteres Verbiegen aus der Horizontalen ist unzulidssig. Auf den Kiihl-

fahnen darf nicht gelotet werden.
EL 385

Plastgehguse
X

A

Anschiuf

Bild 3 Zuldssiger Biegewinkel der Kiihlfahnen
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2.2.2. Einbauvorschrift fiir integrierte Schaltkreise im DIL-Plastgehiiuse
mit Kiihlkorper
Es gelten die Angaben unter 2.2.
Der Winkel der Anschliisse darf nur so verandert werden, dal diescr innerhalb des Bereiches
von 90 "...105 " liegt (Bild 4). _ .
Zusatzliche Verbiegungen sind. nicht zulassig. .

EL 41 RS
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Kuhlkorper

Flastgahause
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Bild 4 Zulissiger Biegewinkel der Anschliisse

Hinsichtlich der Einbaulage ist zu beachten, daB sich der Wiarmewiderstand bei Montage der
Schaltkreise auf einer senkrechten Leiterplatte mit waagerechter Lage der Kihlrippen des
Schaltkreises und bei der Montage der Bauelemente auf der Unterseite der Leiterpiatie um
20 Prozent erhiht. Kinnen diese Einbaulagen nicht vermieden werden, ist entweder die Vers
lustleistung entsprechend der 20 prozentigen Erhohung des Warmewiderstandes zu reduzieren
oder die Wiarmeabfiihrung zu verbessern.

2.3. Einbauvorschrift fiir integrierte Schalkreise im Flachgehiiuse
(z. B. B 461 G)

Fir den Einbauvorgang der Schaltkreise sind in Richtung der Anschliisse zuldssig.

— Zugkrifte bis S N

— Druckkriéfte bis 2 N

Am Gehiduse wirkende Krifte diirfen 10 N nicht iiberschreiten.

Parameter Zug- oder Druckkrifte sowie Torsion sind nicht zulissig.

Zum Zwecke des Nachrichtens verbogener Anschlisse ist eine zweimalige Biegung der An-
schliisse innerhalb eines Winkels von + 45 ° mit einem Innenradius von 1 mm zulissig.

s s e S e 0, T e 1 e S e BT LT
!
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2.4. Einbauvorschrift fiir integrierte Schaltkreise im TO 220 — Plastleistungsgehiiuse

Bei der Anwendung und der Montage sind die Voraussetzungen zu schaffen, daB bei eleks

trischer Belastung der Bauelemente die max. Sperrschichtiemperatut &j = 150 °C nicht iber-

schritten wird.

Dabeti ist zu beriicksichtigen:

— Berechnung der notwendigen Kiihlung bzw. der zu!iqsigen Verlustleistung unter Beriick+
sichtigung, daB die Sperrschichttemperatur 9, = 150 °C nicht iiberschritten wird. Bei der
Berechnung sind neben dem inneren Wdrmn:wndcrstand Rihjc (nach Erzeugnisstandard) noch
der Wirmewiderstand der Kiihlvorrichtung Rthka und de_t Montagewarmewiderstand Ripm
einzubeziehen,

— Optimierung des Montagewarmewiderstandes Ry .

Der Montagewiderstand Ry, zwischen Bauelement und Kiihlvorrichtung ist von der Quali-
tat der Kontaktfliche zwischen Bauelement und Kithlvorrichtung abhingig. Der Kontakt muB
formschliissig sein. Die Auflagefliche fiir das Bauelement mug eben und glatt sein. Die Ver-
wendung von Warmeleitpaste (z. B. NP 4401 vom VEB Chemiewerk Niinchritz) verbessert
diesen Wirmewiderstand wesentlich. Jegliches Biegen an der Kuhlfahne des Bauclementes
ist unzulassig.

Gehause
~ Anzahl der Anschlusse
Jund 5 1lund 15
Rypy Ohne Paste, K/W 121 0.81)
Ry Mit Paste, K/W 0.4 0.4
Drehmoment beim; Nm {}14...{1,621 = 12)

Anschrauben

a s

1) Bei isolierter Montage ist mit einem Ry, von 1.5 bis 2 K/W entsprechend der Dicke und
des Materials der verwendeten Isolierscheibe zu rechnen.
2) AuBerhalb dieser. Werte vergroBert sich der Wert des Ry,

Die Befestigung des Bauelementes an der Kiihlvorrichtung hat mit einer Schraube M3 zu er«
folgen. -
Fiir die Bauform Q (TO 220 - 3polig) gilt zusétzlich:
_ Die Anschliisse diirfen gebogen werden, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden:
— Einspannen der Anschliisse zwischen Gehause und Biegestelle zur Vermeidung von Zugkriifs
ten auf das Gehause
— Abstand der Biegestelle vom Gehduse = 3,5 mm
— Biegeradius = 1 mm ' '
— Biegewinkel = 90°
— Bei zweimaligem Biegen um 90° muB der Biegeradius mindestens 2,5 mm, bétragem

M
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2.5. Einbauvorschrift fiir integrierte Schaltkreise im SOT 54 — Plastgehiuse.

Die zuldssige Verlustleistung ist abhdngig von der Einbauhohe, von der Umgebungstemperatur
des 'BE und von zusitzlichen KithimaBnahmen.. Die maximal zuldssige Verlustleistung bzw.
Sperrschichttemperatur darf nicht iiberschritten werden.

Beim Einbauvorgang ist.eine Zug- bzw. Druckkraft in Richtung der Anschlusse von 20N fir
das gesamte Bauelement und 1 N fiir jeden einzelnen Anschlull zuldssig. .

Permanente Zug- oder Druck- sowie Torsionskrafie, die auf die Austrittsstelle der Anschlisse
aus den Gehause wirken, sind nicht zulassig.

Fiir die Anschliisse ist eine einmalige Biegung bis zu einem Winkel von 90° mit einem Bicge-
radius = 1 mm in einem Mindestabstand von 3 mm vom Gehiuse zulassig. Die Anschliisse sind
auf der Gehiiuseseite zu fixieren.

Beim Einsatz der BE auf Léiterplatten mit hohem Elastizititsmodul (z. B. Cevansit) ist bei
mechan. dvn. Anregung darauf zu achten, daB8 die mechanische Festigkeit des Bauelements nach
Erzeugnisstandard nicht iiberschritten wird.

2.6. FEinbauvorschrift fiir integrierte Schaltkreise im TO 18 — Gehause (Bauiorm S)
Z.uliissige mechanische Beanspruchungen

Beim Einbauvorgang ist eine Zug- bzw. Druckkraft in Richtung der Anschlusse von 250 p fir

das gesamte Bauelement sowie fur jeden einzelnen AnschluB von 100 p zulassig. Permanente

Zug= oder Druckkrifte sowie Bicgungen und Torsionen an der Austrittstelle der Anschlul-

drihte aus dem Gehduse sind nicht zuldssig. . :

Es ist nur cine einmalige Biegung der Anschliisse gestattet. Der kleinste zulassige Biegeradius

betragt | mm (innen).

Dic Anschliisse diirfen bis zu einem Winkel von 120" gebogen werden (Bild 5).

EL5J &5

Bild5 Schematische Darstellung

Die Biegestelle muB8 mindestens 3 mm vom Gehiiuseboden entfernt sein. Bei der Bicgung sind
die Anschliisse zwischen der Biegestelle und dem Gehduse zu fixieren.

11
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Einbau

Die¢ Bauelemente diirfen nicht in der Nahe von warmeerzeugenden Bauteilen angeordnet wer-

den, wenn dabei der Betrichstemperaturbereich nach Typstandard iberschritten wird. Die Ein-

baulage ist beliebig.

Fiir den Einbau gilt: .

a) Bei nicht metallisierten Bohrungen darf die Gehauseunterkante die Leiterplatte beriikren.

b) Bei metallisierten Bohrungen ist eine Zwischenlage aus Isolierstoff mit einer Mindestdicke
von 1,5 mm zu verwenden.

3. Lotvorscirift

3.1. Lottemperatur

Dic Létung auf Leiterplatten muf auf der den Bauelementen abgewandten Seite der Leiter-
platte erfolgen. Bei Kolbenlétung muB der Lotkolben ordnungsgemiB geerdet sein. Die Lot-
parameler miissen innerhalb der schraffierten Fliache nach Bild 6 liege. Dabei steili die obere
Grenzkurve ABC die Lotwarmcbestindigkeit dar. Der Punkt D ergibt sich aus den Wericn
der Lotbarkeit. Daraus abgeleitet ergeben sich die Linien AD und DC.

Temperatur/°C

EL 685
- 300 [———— — 43

!

20

ol e i e g

]

-
e

|
|
:

Dl
I
l |
i

. < =} !

225 3 4 6 8

Lotdauer/s

Jr—
T

Bifd 6 Schraffierte Fliche — Bereich der zuldssigen Lottemperatur

Als Lottemperatur wird die Temperatur des Litbades bzw. der Latkolbenspitze bezeichnet.
Die Lotdauer bezeichnet die Zeit, in der ein direkter thermischer Kontakt der Latstelle mit der

Warmequelle (Létbad, Lotkolben) besteht,
e e s e S e P e T T e sy . ST
12
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Beim Vorwiirmen der bestiickten Leiterplatten sind folgende Werte einzuhalten:
Vorwiirmetemperatur: = 85°C
Vorwadrmezeit: = 3min
Dic Vorwirmung dart nur auf die Unterseite der Leiterplatten direkt einwirken.
Die Waschmittel diirfen nur auf die Anschliisse der Bauelemente wirken. Der Resisauregchalt
der cinzelnen Waschmittel darf zu keiner Schiidigung am Bauclement fuhren.
Dic maximal zulissive Ultraschalleistung betrigt 30 W Generatorleistung pro Liter Wannens
inhalt.
3.2. FluBmitiel
e verwendeten Flubmittel dirfen nicht korrodierend wirken:
Zulissig sind z B, dic FluBmitiel SW 31 und SW 32 nach TGL 14907.

3.3. Awluten
Mehrlaches Ein- und Ausloten ist zu vermeiden. Zum Zwecke der Reparatur ist jedoch die ein.
malige Wiederverwendung gestattet. Sowohl beim Ausloten als auch bei dem ernevten Cinloten
sind die in den Einbau- und Lotvorschriften angegebenen Werte unbedingt cinzuhalien.
3.4. Waschvorichrift
Dic integrierten Schaltkreise durfen zur Beseitigung von im Létprozeld cntstchenden Verun-
reinigungen maximal 2 Minuten bet Normaltemperatur Ii‘lttlulx Ultraschall mic folueniden Wasch-
miteln gewaschen werden:
— Wasser mit oder ohne Ultraschall (wahlweise mit

Benetzungsmittel) Temperatur des Waschmittels

mit Ultraschall = 50°C Waschzen < 3min
ohne Ultraschall = 60°C Wiirmeiuft
trocknuag
Trocknungs-
temperatur 585°C
~ Fluorkohlenwasserstoft (Fridohna F 113 mit einem Trocknuagse...  Z 5 min

zuldssigen Anteil Isopropanol von 0 bis 30 %)
mit oder ohne Ultraschall

*Temperatur des Waschmittels : =48°C
Waschzeit = I min
’ Lufttrocknung, Trocknungszeit = 4 min
~ Alkohole (Isopropanol, Athanol) _
“Temperatur des Waschmittels =35°C
“Tauchzeit (Waschzuit) = 5 min
Lufttrocknung, Trocknungszeit = 10 min
Kennwerte der Uliraschallwische
Ultraschall-Generatorfrequenz 40 kHz
Ultraschall-Leistung . 30 W je Liter
Wanneninhalt 1 Liter

Eine zusiitzliche mechanische Belastung des Stempelbildes wihrend des Wasch- und Trocke
Tungsprozesses ist nicht zulissig.

13



Kurzzeichentibersicht

e 2 ST v T I, A A AP . o AT B AL
A Ausgang

Apyyy Spannungsverstiarkung

aaM AM-Unterdriickung

aN Fremdspannungsabstand

an Oberwellenunterdrickung

a,, ap Schaltpegel

a;] Unterdriickung der Eingamgs-I

spannung bei Gleichtaktbetrieb

(TN Tragerunterdriickung

a; Ubersprechdimpfung

a;; Ubertragungsdampfung .
B BootstrapanschluB

B : SubstratanschluB

By Ausschaltinduktion

Bg Einschaltinduktion

b Breite

e Gehdusekapazitat:

(:gss Eingangskapazitat

Cy Eingangskapazitat

Cio Isolationskapazitat

Ci Lastkapazitdt

CMR Gleichtaktunterdrickung

Co Ausgangskapazitat

Ciot Gesamtkapazitat

L variable Kapazitat

L] ' Sperrschichtkapazitat

d Abstand. Lichte Weite

E nicht invertierender Eingang

E invertierender Eingang

E Rauschfaktor

Fg FrequenzkompensationsanschluB |
f Frequenz, max. Taktfrequenz ; _
Of Frequenzabweichung, Modulationshub

fBr Brummfrequenz

1y Eingangsfrequenz

Modulationsfrequenz
R T T T =P o e e e L M 3 e e e S e P T PV IO R
14 '



maximale Einsatzfrequenz

obere Grenzfrequenz
Resonanzfrequenz

freilaufende Oszillatorfrequenz.
Giutefrequenz

Transitfrequenz

maximale Anhebung

maximale Absenkung

Hohe

Gleichstromverstiarkung
KurzschluBstromverstarkung in Emitterschaltung
Stromstarke (allgemein)
Basisstrom
Programmier-Spannungsstrom
Basisstromspitzenwert
Durchbruchstrom

Kollektorstrom
Kollektorstrommitielwert
Kollektorstrom bei offenem Emitter
Stromaufnahme
Kollektor-Emitter-Reststrom
Kollektorstromspitzenwert
Stromaufnahme

Stromaufnahme des unbelasteten Schaltkreises
High-Eingangsstrom
Eingangsoffsetstrom
Eingangsstrom
Eingangsbasisstrom: :
Eingangsbiasstrom-
KurzschluBistrom

Laststrom

Ausgangsstrom
High-Ausgangsstrom
Low-Ausgangsstrum

Scheitelwert des Ausgangssitomes
Ausgangssperrstrom



e i
TosH High-Ausgangs-KurzschluBstrom gegen Masse

IosL, Low-Ausgangs-KurzschluBstrom gegen dic Betriebsspanung
Toet Programmierstrom
V. - innere Verbindung
K Kiihlfliche
k Klirrfaktor
kay Klirrfaktor Aufnahmeverstarker
kyv Klirrfaktor Vorverstarker
L Induktivitat
Lg _ Serieninduktivitat
1 Linge
M Masseanschlul
MR MeBrate
m Modulationsindex
No Ausgangslastfaktor
NoH High-Ausgangslastfaktor
NoL Low-Ausgangslastfaktor
Ox Offset-Kompensationsanschlu
P, HF-Eingangsleistung
Po Ausgangsleistung
Piot totale Verlustleistung
Pec Eigenleistungsaufnahme
Q, Schwingkreisgiite
R RastermaB
Rg " Generatorwiderstand
R; Eingangswiderstand
Riyg HF-Eingangswiderstand
RiNE NF-Eingangswiderstand
Ry, Lastwiderstand
Rg Ausgangswiderstand
Rg Serienwiderstand in der Versorgungsleitung
Rthja Gesamiwadrmewiderstand
Rthjc inne:rgr Wirmewiderstand
e DurchlaBwiderstand (dynam.)
i dynamischer Innenwiderstand
- S/N Signal-Rauschverhiiltnis

B e
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SpH Empfindlichkeit (Photostrom)

Sr Slew-Rate

SVR Betriebsspannungsunterdriickung

Tp Ubertragungsfaktor

TK Temperaturkoeffizient

1 Umsetzzeit

1co Zugriffzeit (Zuschaltung der Ausginge)
cp Periodendauer

ig Setzzeit

tint Integrationszeit

K Dauer des Ausgan gskum&hluﬁstrmues
I MeBzeit

tofi Ausschaltzeit

ton Einschaltzeit

10S7. Anschwingzeit

s, 82 Prellzeit beim Offien von S1 oder 52
Tp Taktimpulsbreite

tos Setzimpulsbreite

s Startimpulsbreite

t g Freiwerdezeit

t Anstiegszeit

up| Substratspannung

U Spannung allgemein

Ugg Basis- Emittér-Spannung

UREsat Basis-Emitter-Sattigungsspannung

U{B R) Durchbruchspannung

Ucgr Kollektor-Basis-Spannung

Ucgro Kollektorsperrspannung bei offenem Emitter
Ucc Betriebsspannung

Uce Kollektor-Emitter-Spannung

Ucgo Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei offener Basis
UCER Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei endlichem Basis-

Emitter-Widerstand

UcgrM  Kollektor-Emitter-Spitzensperrspannung bei endlichcm
Basis-Emitter-Widerstand

UcEsat Kollektor-Emitter-Séttigungsspannung

M—-—_—_—
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UCESM
Ulry

Ucto
Uim
Ve
Ubp
VEBO
U
b S
Viam
Ui
Ulet
L
Uy
limaey
Imm
Ulo
0
e

n
NE
NES
Uiz
Lo
Voo
Von
UoL
L1{}.~';1l
1Ircl'.
'LT.[.
Uy,

A

:'_'.L:Z

P e

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
ber Kursschlul
zwischen Basis unds Emitter

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei in Sperrichtung
vorgespannter Emtterdiode

Kollektor-Substrat-Sperrspannung
Gleichtakteingangsspannung
Taktspannung

Drainspannung
Emiter-Basis-Sperrspannung
HEF-Spannung

Eingangsspannung
AM-Emgangsspannung
Differenzeingangsspannung
EFingangsspannung (Effekuvaert)
High-Tingingsspannung

Low -1 ngamasspannung
maximale Fingangsspannung
nunimilde BEimeanesspannung
obere Schwellspannung
Fingangsolfsetspannuy

untere Schwellspannung

Rauschspanpung
NI-Auswngsspannurg

Zelleneingangsspannung
Ausgangsspannung
Ausgangsoffsetspannung
High- Ausgangsspannung
Low-Ausgangsspannung
Sittigungsausgangsspannung
Referenzspannung
Schwellspannung
Z-Spannung

Stabilitéit der Z-5pannung

Betrniehsspannungen

Ubersteucrung
Mischyverstirkun g
Spannungsverstarkung
Verstarkungsregelbereich
peschlossene
Spannungsverstarkung

Spannungsverstarkung
des Horspulenverstarkers

Verstarkungsregelbereich
des Mikrofonverstarkers

Spannungsverstirkung
von Mikrofonverstiirker
und Endstufe
NF-Spannungsverstarkung
offene
Spannungsverstiarkung
Steilheit
Ausgangsimpedanz
HE-Auspangsimpedanz
ZF-Ausgangsimpedanz
Umgebungstemperatur

(iehiusetemperatur

‘Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperatur

Temperaturdifterenz
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A 301 D.A301W Sensor- und Iniﬁ'atdi-schaltkreise

(]
|||

R:E=T:

i
|

|
1

|

Integrierte Initiatorschaltung fiir induktive Schlitz-, Niaherungs- und Ringinitiatoren sowie allge-
meine Anwendung (Schwellwertschalter, fotoelektrische Initiatoren. kontaktlose Schalter).
Der Schaltkreis besteht aus Stabilisicrungsstufe, Verstarker und Schwellwertsshalier, Ep st kom-
patibel mit allen TTL-, DTL- und MOS-Systemen,

Bauform: ,,C* fiir A301D
B fur A301'W

Masse:  =15gfirA301D
=1gfir A301W

TGL: 31461
Anschlufibelegungen: _
A301D ATl W

1,7, 8, 14 — nicht belegt 1 — Eingang E1

2 — Eingang E 2 2 — Ausgang A 1

3 — EingangE 1 3 — Ausgang Al .

4 — Ausgang A 1 4 — Ausgang Q

5 — Ausgang A2 5 — Masse ~ _

6 — Ausgang Q 6 — Ausgang Q

9 — Masse 7 — Betriebsspannung U~
10 — Ausgang Q 8 — Anschiu C
11 — Betniebsspannung U
12 — AnschluBC
13 — Ausgang der stabilisierten Spannung U (5
Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebsiemperaturbereich

min, mas,

Betriebsspannung Uce 4,751) 27 Vv
Ausgangsspannung UpH 0 27 \Y
Ausgangsstrom IoL 0 S0 mA
Strombelastung der stabili«

sierten Spannung -Ii13 - « 0 1 mA
Lagerungstemperaturbereich I g —0 +125 “C
‘Urngebungstemperaturberraich?') 9, ~25 +70 e

1) Bei Unterschreiten Funktion nicht gewahileistet

2) Die Schaltkreise sind im Betriebstemperaturbereich unter Betlicksichtigung der Temperatur-
abhingigkeit der Kenngrofen fiir den vorgesehenen Anwendungsfall einsetzbar,

19



A301D,A301W
w‘m

Elektrische Kennwerte (93, =25°C£5K)

min,  typ. max,
Stromaufnahme!) _
UCC =27VY" Ice 10,7 18,5 mA
L-Ausgangsspannungz}
an Q bzw. Q
U‘CC = 4,75 V, IOL = 16 mA UUL 65 350 mV
UCC =475V, IOL = 50 mA UoL 195 1150 mV
Interne stabilisierte Spannung
UCC—475V—113“ 1 mA Uiz 2,9 : v
Ausga ngsstrom im H-Zustand3}
an 0 bzw.Q
R = 520 Ohm IoH - 05 20 KA
Informationskennwerte (&, = 25 °C — 5K)
Zulassige Lastkapazitat
des Ausgangs Ay Ci3max 47 nF
Maximale Schaltfrequenz
Uege=5V,Ci2=1,5nF :
R3‘,r5 = 2,7 kOhm , fmax_' 20,5 kHz

1) Schalter S1 geschlossen, Q unid Q offen.
?) S1 geschlossen: L-Niveau an Q bzw. S1 nffeE L-Niveau an Q.
%) Vor der Messung sind die Ausgéinge Q bzw Q vom L- in den H-Zustand zu schalten.

20



A301D,A301W

T S LT VI LT o

Blockschaltung:

A 301 A1GS5

| Stabilisie —
Y —m] LIS N

—— | |

Schwellwert- Ausgurqu—$0
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A301D,A301W

Innenschaltung

A 301 A2 G5

y Uee
n 12
T3 TL
01 R3 RS m[&
i e RO
D?‘Ek T7 T
01y 18| o8
¥ TS DI—I(TE
m[]nz[l]
DL g Rél R7,
Rz
= i JI l l l
M E'  EZ Al A2

M¢Bschaltung:
A 30I-A3IGES

13k o RD= 20 k8L

1)



A301D,A301W

__—_—#_“Hﬂm

Anwenderschaltungen:
1, Empfindliche Lichtschranke _ 2, WindungsschluBpriifer
A 301 A4 GBS : A 301 AS GBS

1. Empfindliche Lichtschranke
R +*Ucc

Aufbcu des Fuhlers:

1

'
Soule Ferritstab

Applikationshinweise

Die Leiterplatie ist so zu gestalten, daB maximale Masseflachen vorhanden sind.

Die Betriebsspannungszufiihrung (Anschluf 11) sollte zur Verhinderung von Stérungen mit
einem Kondensator von 10...100 nF gegen den MasseanschluB (Ansch!uB 9) abgeblockt werden,
dabei sind die Leitungslingen so kurz wie moglich zu halten.

Der Anschlub fiir die stabilisierte Spannung Uay (AnschiuB 13) darf mit maximal 1 mA be-
lastet werden: eine Abblockung dieses Anschlusses ist statthaft, solange die Abblockkapazitat
= 47 nF bleibt.

Die maximal zuliissige Lastkapazitét an den Ausgangen Q bzw. Q (Anschliisse 6 und 10) ist in
Abhidngigkeit von der ‘»’l:‘l"ﬁ‘.'ﬁ."l‘.d'fiﬂ'n'BElriEl"-‘F?SpElﬂﬂung dem Diagramm C; =f(Ucc) zu ent-
nehmen. '

Der Mitkoppelwiderstand zur Schwingungserregung R_ (zwischen AnschluB 3 und 5), der sich
nach der Faustformel R = 0.3..0.5 Rg errechnet (Rg = Resonanzwiderstand des verwendeten
Parallelschwingkreises); sollte den Wert von 3 kOhm nicht unterschreiten, da sonst unzulissige
Arbeitspunktverschiebungen-in der QOszillatorschaltung auftreten.

Bei der Verwendung des A 301 D als Schmitt-Trigger darf die Spannung am Eingang (An-
schluB 12) nur im Bereich 0.7V = Uz = Uy, licgen. In dieser Betrichsart sind die An-
schliisse 3 und 4 kurzzuschlieBen, der Oszillatprieil ist damit auBer Betrieb gesetzt.
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A301D,A301W

S s e T T T Y6

Bei Einbezichen des Oszillatorteils in die Triggerschaltung (AnschluB 3 = Eingang) bei Ver-
wendung des A 301 D als empfindlicher Trigger sind folgende Grenzwerte fiir AnschluB 3 zu

beachten:

A 301 A6GBS K

|
|
May T
]

|
|
v . ! A0 I|
29 _+_] Uy, 2MUge)
i -I:;:z‘!fnh .I
L] ggeasec |
o ™~
: [
T ]
27 1 |
I |
| 1
F i 1 ; l
1} 475 8 16 2% 27
“
A301 ASGS8S K
T A301
u Upy=1l 143}
- Ve =475V
v =25°C
258
———
28
I
27
-»
] SFA—
25 050 ars
>

I3 = 2 mA und

Us=-5V.
§me A 301 A7 G85 K
T |
Upy 2 I
'Tl '\ A0 |
U_‘ud[l)‘]
\ -hallrml I
30 I.J_Hﬂ.?ﬁ'lf '
X l
3 1
28 ; \
F
25 |
& \1
» ]l
=15 (1] 25 50 70
ta
'Ic e
A301 A9GS8S K
bl |
c x 10" i I
TnF
; ’ A301 %
‘ 1
CLmax=Mlec) | |
& i
2 I |
10" \ !
s !
5 \ |
~ |
4 L My |
| }
ol
47 18 7
-‘-'-IF i
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A301D,A301W

A 301 A14G85K

A 301 A16 GRS K

A301
HHLtruwetiC2)
Uge= 5V, H]_’m n

0s p=25°C. /

vy
035 |-

A301AI5S5G85K

A
& 25°C

3 18 L= S V1 e 18mA
ﬁuuﬂ!“ vk

TéUce 27V.ios 10MA
43U e 27Vl

L]
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A 302D Integrierter Schwellenspannungsschaltkreis

——

Der Schaltkreis arbeitet als ein von einer batteriespannungsproportionalen Schwellenspannung
gesteuerter Schalter und st fur die VerschluBzeitensteuerung in elektronischen Kameras und
sihnliche Anwendungen der industriellen Elektronik vorgesehen, ; '

Bauform: T

Misse: =E05g
TG 32537
Anschlufibelegung

| Belrichsspannung
2 - Eingang

3 — Masse

4 — Ausgang

Grenzwerte, giiltig- ilir den Betriehstemperaturbereich

Betrichsspannung
Eingangsstrom
Ausganeshiststrom
Lastinduktivitiit

Verpolie Betrichsspannuns
R[_ = MY Odhm

t = 20 min

t= 10y

Betrichstemperaturbereich?)
Statische Kennwerte (8, = 25°C £ 5 K)

Betrichsstrom
Ucc=4V.Up=0V
Sy offen

Schaltpegel I aus™
',Rl_ = 120 Ohm, U = 1V
S, geschlossen

Py = 120 Ohm, Uee =

g, = —10...+55°C

Si geschlossen

-3
."“1
:j-'\
<

Schaltpegel .1, ein*

Ry = 1200hm, U = 4 v

Sy geschlossen

L-Eingangsstrom

Uce = 4 V. Uy = 0V, Ry = 120 Ohm
Si geschlossen :

min.
2.3
-10
min. yp.
i
0,57 0,587
0,559
0,5 0,518
1

w =

max.

6.3

6l

12

-5
-6,3

i

+55

max.

0.6

0,612

V-

mA
mA
H

<<

mA



A302D

H-Eingangsstrom

Relative Schaltpegeliinderung®)

Uce = 2,3..6 V, Rp, = 120 Ohm

9, = -10..+55°C
L-Ausgangsspannung

LYoo= 4Y,bg =0¥, g = 400A
S offen

Ausgangssperrstrom

UCC= Uyg=Ugy=6V

31_ offen

min,

typ.

3.

T e
max.
25 nA
0,02
300 mV
100 HA

Dynamische Kennwerte (&a =25°C— 5K, UCC =4V, UI[.. =0V, UIH =26V,
Rechteckimpulse; t_ = 10 us, t /T = 0,2,
Ry, = 120 Ohm, Z, = 50 Ohm)

Ausschaltverzogerungszeit
Einschaltverzgerungszeit
Anstiegszeit des Ausgangsimpulses
Abfallzeit des Ausgangsimpulses

t"v"l

tvz

b

tg

1) bei Unterschreiten Funktion nicht géwéih:!eistet.
2) Die Schaltkreise sind im Betriebstemperaturbereich unter Beriicksichtigung der Temperatur-
abhéngigkeit der KenngroBen fiir den vorgesehenen Anwendungsfall einsetzbar.

3) bezogen auf Betriebsspannung
%) a, bei UCC =4 Vund ﬂ‘a = 25°C

Blockschaltung

1,3

0.9

45
45

A 302 A1 G85
1
1
, t 1
Schwellen- Endstufe

2o0—4—JKomparat
| umschatter

]

HS

ns

ns

T4

K
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A302D

Innenschaltung
A 302 A2 GBS
[]m R0 ﬁm‘l rg]m H]nn v[I]ns
r T
= I i
T3 Te
20 T TEI\'
T2 TS5 RS
! Y7o T 3
DY S 17 78 1% yi
|
© | iR2 l Tn& 9
L l I

ot
'S

MeBschaltung

20—2 A302D 4

A 302 A3 GS85

+Ucc

120

S1

100n

Uod

Ubertragungsfunktion

A 302 A4 G&5




A302D

Anwendungsbeispiele

1. Impulsverzogerung in TTL-Schaltungen

DPer Schwellwertschaltkreis A 302 D ist auf Grund seiner Betricbsspannung sowic seines Ein-
gangs-, Ausgangs- und Ubertragungsverhaltens fiir den Einsatz in TTL-Schaltungen geeignet,
wo er allgemein zur Erhéhung des Eingangswiderstandes von TTL-Gattern verwendet werden
kann.

Es konnen Zeitglieder, Monoflop u. a. im Sekundenbereich reallv-:lert werden. Das Bild zeigt -
die Prinzipschaltung einer Impulsverzogerung mit getrennt einstellbarer Verzogerung der nega-
tiven bzw, positiven Flanke.

A 302 AS G85

Fiir Ra = 1 kOhm besitzt der A 302D einen AusgangsTasifaktor von 15,
Der statische Stérspannungsabstand fiif beide Ausgangszuszmda ergibt sichzu = 0,5V,
Djmcmmmerungshmwmsc
t.=087-R,-C
tp = 0,65-R:-C
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A302D

A e L

2. Temperaturregelschaltung

Wird die durch das Spannungsteilerverhiltnis R;'R; bestimmte Fingangsspannung an An-
schluB 2 kleiner als ca. 0.5 U, (Temperaturerhithung). so fiilt Re 1 ab. Die Funktion der Schal-
tung ist weitestgehend unabhingig von der Betriebsspannung, so dall diese nicht stabilisiert zu
werden braucht, Die Schalthysterese betrigt ca. 3 °C.

A 302 A6 GSS

R1 W0

% ~P— D
r U 4.8V
1
1 GBR i11/6 ad.
302

2 A 4

3
TNK 47k
(25°C) J_
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A302D )

3. Tonmgenmerator

Die Schaltung bcginnt_ zu schwingen, wenn durch das Widerstandsverhiltnis R,/R, die Ein-
gangsspannung unter dic untere Schaltschwelle des A 302 D sinkt. Wird R, (~der R,) ais Heil-
leiter oder Fotowiderstand ausgefiihrt, so kann die Schaltung als Temperatoreichier baw.

;tustische Lichtschranke verwendet werden, Die frequenzbestimmenden Bauelemente sind R,
und C.

A 302 A7 GRS

. . ucc: ’?._.ﬁv
560k} 10k R1 208 2 o

3 |

2 ;
W Mt R2 10k s C
U'vﬁ"c 150uF




A302D

4. Impulsgenerator

Mit dieser Schaltung lassen sich Rechteckschwingungen im Frequenzbereich 0..50 kHz mi
einstellbarem Tastverhiltnis (R, und R;) erzeugen. Mit Ry wird die Spannung am Pin 2 knapp
untsrhalh der unteren Schaitschwelle des A 302 D eingestellt. Die Ansticgs- und Abfallzeit
der Rechteckimpulse-ist kleiner ais 0,1 ps.

A 202 A8 GBS

Uce
+ 5V
270
o ) A
C1= 0,01 47uF
4
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B 303 D—B 306 D

Monolithisch integrierte Initiatorschaltkreise, die der Reabsierung von indukiiven, fotoelek-

trischen und kapazitiven Initiatoren dienen.
Die Initiatorschaltkreise bestchen aus folgenden
Funktionseinheiten:

— Spannungsstabilisierung

— Verstirker mit Integrationsstu’e

— Schwellwertschalter

-— Antivalente Ausgangsstufen

— Schaltabstands-Hystereseschaltuny

— Gesteuerte Konstantstromquelien

~— Warmeschutzschaltung

— Fretlaufdioden (nicht beim B 303 D)

— Schaltzustandsanzeige (nur beim B 305 D)

gt Pm::rammicrstufuﬁ . .
i 2 nicht beim B 30
— Einzeltransistor cim 06 D

Bauformen: ,C* fir B303D, B304 D, B365 D

LBt firB306 D

Masse: =15¢g
Tl 42467
AnschluBibelegungen

"B303D,B304D,B305D

1 Emitter Einzeltransistor Epy

2 Kollektor Einzeltransistor K-y
3 Verstirkereingang E

4 Verstarkerausgang A

5 Verstarkcrausgang Ay
6 Ausgang Endstufe Q

7 Einstellbare Schaltabstands-

hysterese H
beiB303 D, B304 D
Betriebsspannung U bei B 305 D

B 306 D

1 Verstirkereingang E1
2 Verstirkerausgang As
3 Verstirkerausgang Az
4 Ausgang Endstufe Q

8 Programmicreineang Fp
9 Masse M
10 Ausgang Endstufe Q
11 Betricbsspannung U bei
B303D,B304D
AnschluB LED bei B305D
12 Anschlub Integrationskondensator C

13 Ausgang stabilisierte
Spannung Ay

14 Basis Einzeltransistor Bry

S MasseM

6 Ausgang Endstufe Q +

7 Betriebsspannung U~

8 AnschluB Integrationskondensator C

T e . 0 S T PP el 25 E S e w4 o, sl
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B303D—-B36D

Grenzwerte, giiltig fir den Betriebstemperaturbereich

min, max.
Betriebhsspannung Uee _
B303AD.B34 D, B3noD 4,75 30 v
B305D 9 30 Vv
H-Ausgangsspannun? Ui
B303D 0 30 v
B304 D,B305D,B306D 0 Uce V
L-Ausgangsstrom IoL 0 70 mA
Spannung am Programmiereingang Ep Ugp
B303D,B304D,B305D 0 30 Y
Strombelastung der stabilisierten
Spannung -Tau
B 303 D, B304 D, B 305D 0 3)  mA
Kollektor-Emitter-Spannung UceTi
des Einzeltransistors Ts
B303D,B304D,B305D 0 20 Vv
Kollektorstrom des Einzel-
transistors T1 IeTr
B303D,B304D,B305D 0 70 mA
Basisstrom des Einzeltransistors Tt IgT1
B303D,B304D,B305D 0 5 mA
Verlustleistung des Einzel-
transistors T1 Pyrry
B303D,B304D,B305D - 1002) mW
Betriebstemperaturbereich 9, 285 +70 *C
Gesamtverlustleistung bei
9,=25°C Piot — 700 mW
Sperrschichttemperatur aj TN 150 °C

1) Strombelastung der stabilisierfen Spannung in Abhingigkeit von der Betriebsspannung
2) Verlustleistung des Einzeliransistors Ty in Abhiingigkeit von der Betriebsspannung
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B303D—B306 D

SP———— SRS U TP T g e el e e i S S

Elektrische Kennwerte (Upc=475.30V fir B303D, B 304D

| und B 306 D baw. U = 9..30 V

fiir B 305 D, 9, = 25 °C-5K):
min, max.

Stromaufnahme ICC
Uee = 30V, 81, 82 geschlossen — 15 * mA
— §3, S4, S5 offen
1.-Ausgangsspannung an Q bzw. O UplL
Uce = 30 V; 30 Van Qg bzw. O — 1,15 V
S2 geschlossen, 83, S4, S5 offen
S1 geschlossen bzw. offen
H-Ausgangsstrom in O bzw. 0 - Ionu
Uce = 30 V; 30 Van Qg baw. Qp - 20 pA
und an Z; S2 geschlossen, S3 offen,
S4. S5 nur am zu messenden Ausgang

geschlossen: S1 geschlossen—-offen
bzw. offen—geschlossen

Konstantstrom im Hqusta:jd_ aus Q bzw. a
S2 geschlossen, S3, S4, S5 offen,
_ SI offen bzw. geschlossen

I-Ausgangsstrom aus’Ep (B 303 D, B 304 D,

B 305 D) ~Igp

Uee =30V;0Van Ep; S1 bis S5 offen — 100 UA
H-Eingangsstrom in Ep (B303 D, B304 D,

B 305 D) B Igp

Ucc = 30 Vi 30 Van Ep: SI bis —_ S00 uA

55 offen

Kollektor-Emitter-Sittigungs-
spannung des Einzeltransistors T1 UCEsatT1
2'mA in Bpp:30 Van K g. - 400 mV

S1. 82, 54, 5 offen; 83 geschlossen
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Blockschaltung B 303 D, B 304 D:
Beim B 303 D entfallen die Freilaufdioden an den Ausedngen Q und O

B 303/4 A1 G835
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B 303 D—B 306 D

Blockschaltung B 305 D: B 305 A2 G85
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B303D—-B36 D

MeBschaltungen:
1) Upe beim B 305 D; einstellbare Hysterése beim B 303 D und 5304 D

2) Ugg beim B 303 D und B 304 D; LED beim B305 D
D1..D3: SAY 17 0. a.

B 303/4/5 A5 G85

M Ay C 1) 2l Ep M
Le] Q Q (-] le
4o o

B 12 7 n 8 9
r——_"...’l\r:\—a—-:, 6

B303D,B304D,B305D

Norm= ‘
schwingkreis

————

| 153
Bk S

Bry KrRK1
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B303D-B306D

B 306 A6 G8S
Al C Uce
Q
— —
1 33n
570 o
_ + e )
8 F =
FA v
~{+
- e .
Norm -
schwingkreis | N - 02
18k ; D2 S5
Tk S M
Nonn:échwingkreis: Toleranz det Widerstandswerte: = 1%
f.=100kHz £ 5% Toleranz der Kapazitatswerles £20%

R, =20kOhm 1 %

Applikationshinweise

— Die Betriebsspannang st moglichst dicht am Schaltkreis mit einem Kondensator Ces 10..
100 nF gegen Masse abzublocken.

— Die interne stabilisierte Spannung ant AnschluB 13 von etwa 2,9 'V kann mit einem maxi«
malen Strom von 3 mA belastet werden (B 303 D...B 305D),

— Die Ausgiinge der Schaltkreise B 304 D...B 306 D sind intern mit Freilaufdioden gegen in«
duktive Spannungsspitzen geschiitzt. Damit ist es bei diesen Schaltkreisem nicht moglich, die
Ausgangsstufen an eine hohere Spannung anzuschlicBen als die Betricbsspannung, Der
B 303 D besitzt diese Freilaufdioden nicht.

— Der maximale Strom der Ausginge betrigt 70 mA. Sie besitzen ¢ine EurzschluBistrombee
grenzung von etwa 130 mA, -

— Alle TInitiatorschaltkreise sind mit efner ‘Wirmeschutzschaltung versehen, dia bei Erreichen
einer Chiptemperatur von etwa 150 °C beide Ausginge auf H-Potential Iegt,

— Befindet sich ein Ausgang auf H-Potential, ist £s moglich; aus dicsem Ausgang einent Korte
stantstrom von etwa 1 mA zu entnchmen,

e e e P e TP P e S,
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B 303 D—B 306 D

e
_. Uber dem Programmicreingang ist es moglich, die Verstirkung des Vorverstarkers zu an-
dern:
E
P
I{p an Masse = kleinere Verstarkung
— Fiir induktive Initiatoren erfolet die Programmierung am Anschluf 8 mil folgender Zuord-

nung:

offen = groBe Verstarkung

FF' an Masse = kleine Hysterese
F—.p offen = groBe Hysterese

— Legt man an E eine Spannung zwischen 10V und 30V, werden beide Ausginge auf H-
Potential gelegt. :

— Beim B 303D und B304 D kann die Verstiirkung stufenlos cingestellt werden, Dies ge-
schieht durch Beschaltung mit einem Widerstand zwischen AnschluB 4 und 7. Der Wert des
Widerstandes kann zwischen 200 Ohm und 200 kOhm liegen. '

—. Am AnschluB C fiir den Integrationskondensator ist es moglich, auch Elektrolytkondensato-
ren mit einem maximalen Reststrom von 20 A anzuschlieBen,

— Beim B 305D ist es mglich, eine LED zwischen Pin 7 und Pin 11 zu schalten, die leuch-
tet, wenn der Ausgang Q H-Potential fiihrt,

— Die separate Benutzungsmoglichkeit der Vorverstarker und des Triggers ermoglicht wie beim
A 301 D eine Vielzahl von Nebenanwendungen.

— Die Initiatorschaltkreise diirfen kapazitiv wie folgt belastet werden:

« Stabilisierte Spannung  A(j? 100 nf
¢ AusgingeQbzw.Q  Uge= 30V : 560 pF
Ucc= 4,75V :22 nF

+ Einstellbare Schalt:
abstandshysterese H: 6,8 nF

—~ Bei scparater Nutzung des Einzeltransistors ist Anschlub 9 auf Masse zu legen,
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B303D—-B306 D
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Stromaufnahme

B 303 a20G85 K
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Konstantstrom im H-Zustand

B 303/4/5/6 AT G85 K
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AusgangskurzschluBstrom
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H-Eingangsstrom in Ep
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B 303 D—R 306 D

o e o T T TSR T AT
Spannung zwischen d. Anschitssen H-Ausgangsstrom
Ucc— LED
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B 303 D—-B 306 D

Strombelastung.der stabilisierten
Spannung in Abhingigkeit von der
Betriebsspannung (auBer B 306 D)

B 303/4/5 A18G85K

Verlustleistung des Einzel-
transistors (auficr B 306 D)
T1 in Abhangigkeit von der
Betricbsspannung

B 303/4/5 A19 GES K




BSIIN
Integrierter Temperatursensar, desser: Ausgangsstrom der zu messenden Temperatur direkt

proportional ist.

Da nur geringer Aufwand an externen Bauelementen erforderlich ist, 1Bt sich der B 511 iiber-
all dort einsetzen, wo bisher konventionelle Temperatursensoren eingesetzt werden.

Der 2polige 1S arbeitet als hochohmige Stromquelle, dessen TK im Toleranzbereich von 0,8—
1,2 HA/K liegt und dessen Strom auf etwa 298 A = 20 % cingesteilt ist. Die Auslieferungs=
toleranzen vom Mittelwert des Ausgangsstromes betragen %5 % jnnerhalb einer Klassc.

Bauformen: ,,N* fiir B 511 N (chne AnschluB 2)
Masse: =lg
TGL: 42935

AnschluBbelegung fiir
B511N

1 Ausgang (—)

2 nicht belegt

3 Betriebsspannung (+)

A Grenzwerte
mir. max.
Betriebsspannung Ucce 20 0 VvV
Umgebungstemperaturbereich 8, -55 +150 °C
Betricbsbedingungen:
Betriebsspannung Ucc 4 30 Vv
Betriebstemperaturbereich da -5 +125 °C
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B511N

T Y s

Anwenderschaltungen;
Temperaur-Strom-Transmiiter 4=20 ma

B511 A1 GS8s

33K

SC237

{700

R Offset (2.8, 170330
2 259289)

B2 Verstirkung 1mA/°C



B 511N

T
Anwenderschaltungen:
Thermostatregelung:
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A109D,B109D Operationsverstirker
(nicht fiir MNeuentwicklungen)

Integricrte bipolare hochverstirkende Operationsverstiarker in DIL-Plastgehiuse mit kleinen
OffsetgroBen, groBem Eingangswiderstand und groBer Ausgangsamplitude fir universellen Ein-

satz.
Bauform: C 212.1.2.14 nach TGL 26713
Masse: =1g

Typstandard: TGL 28873

AnschluBhelegung °

3 — Eingangsfrequenzkompensation 9 —
4 — invertierender Eingang 10 —
5 — nichtinvertierender Eingang 11 —
6 — negative Betriebsspannung 12 —

1, 2,7, 8, 13, 14 — nicht belegt

Grenzwerte, giiltig fiir den Betricbstemperaturbereich

Betriebsspannung Ucct
CcC2
Gleichtakteingangsspannung Ulc
Differenzeingangsspannung Up
Dauer des KurzschluBausgangsstromes tx
(8, = 25°C)
Wirmewiderstand Rya
Gesamtverlustleistung Piot
Betriebstemperaturbereich
A109D 9,
B103D g,
Lagerungsiemperaturbereich Gﬁtg

Ausgangsirequenzkompensation

Ausgang

positive Betriebsspannung

Eingangsfrequenzkompensation -

min,

~18
=10

~25
33

max,
+18

+10
+3

150
300

+70
+85
+]28

A

K/W
mwW

‘C
°C
°C
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A109D

- — L i

Statische Kennwerte (9, = 25°C — 5K, Ugcy = Ucea = Uge)
min, typ. max.

Fingangsoffsetspannung

Rg = 100 0Ohm, Uee = 15V Uio 1.0 7.5 mV
RS = [{) kOhm, UCC =13 N UIO 1.2 mV
Rg = 100 Ohm, U = +15V Up

S8, = 0..+70 g - 10 mY
Eingangsoffsetstrom

Ucc = *15V o 35 500 nA
3, = 0..+70 © Ji0 750 nA
Eingangsbasisstrom:- .

Uce = £15V 1B 350 1500 nA
U =15V

g, = 0,..+70°C I 2000 nA

Betriebsspannungsunterdriickung
- Rg =100 0hm, AUy +1V

Ucc = +9V SVR 100 uvIv
Upce = *15V SYR 45 200  uv/
Rg = 100 Ohm, AUy = -1 v
Uec=19V SVR 60 uviv
Uce= *15V SYR 25 200 vV
Rg = 10 kOhm, AUCCI =1V
Upce =9V SVR 120 uvIv
Uce = *15V SVR 50 uviv
Rg = 10 kOhni, AUgca = ~1 V
Uce = 29V SVR. 65 uviv
Uce = +15V SVR 20 uviv
Ausgangsspitzenspannung
Ry, = 2kOhm, U= £4V Uot 23 v

| & s 7.7 v
Ry, = 2kOhm, Ucc = =15V Upg 10 13,2 v
Ry, = 10 kOhm, Upg =29V Uat 3.0 v
Ry, = 10kOhm, Uco= 15V Ugy 12 140 v
Gleichtakteinpangsspannung, +0y 3 v
Gleichtaktunterdriickung, :
Rg = 10kOhm, U =215V CMR 110 dB

—-———-——-—-—-————-——-——i—-—-——-—
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. A109D
— W

min, typ. max.
GroBsignalverstarkung
Ry = 2kOhm
AU = £10V, Upp = #15V Aot 15 40,0 -10°
RL=2thm, U0=iIGV i
UCC = *15YV, ‘93. = 0..+70°C AU(JH 12 a‘](]“
Betriebsstrom
UCC = X115V ICC 3.4 mA
Eingangswiderstand
UCC =15V R[ 50 370 kOhn
Eigenleistungsaufnahme :
Ucc = #15V - Pec 200 mW

Dynamische Kennwerie (&a =25°C=5K, UCCf. =~Urm = 15V)

min, typ. max,

Anstiegszeit .

RL = 2 kOhm, CL =0 tl‘ 0,60 us

Uberschwingen ‘

U; = 20mV, C;_ = 100 pF AUg 3 o,
Up

Eingangsrauschspannung

Rg = 100 Ohm, f; = 15 kHz Us 11 Iy

Rg = 10 kQhm, f; = 15 kHz Us 3,5 uv



B109D

Statische Kernwerte (8, = 25°C — 5K, Uy = Ueeg = Ue)

min. Iy p. max.
Eingangsoffsetspannung
RS = 10 kOhm, UCC =+15V UID 0,65 mV
Rg = 100 Okm, U = 215V
.&a = ~-25..+85°C UID 10 mV
Temperaturkoeffizient der Eingangs-
offsetspannung
8,1 = ~25°C Al 22 25 uV/K
9,9 = +85°C fat-
Eingangsoffsetstrom
UCC =F15V Tio a2l 200 nA
UCC =x15V
19'-1 = ~25...+85°C I]_D 750 nA
Eingangsbasisstrom
UCC =*15V Wt 200 500 nA
9, = -25..+85°C It 2000 nA
Betriebsspannungsunterdriickung
RS = 100 Ohm, .ﬁ.UCCI =1V
Uge =15V SVR As 150  uv/vV
RS . 100 Dhm! '&UCCZ =1V
U =19V SVR 55 uviv
Uge = %15V SVR 20 150  uviv
RS = 10 kOhm, .&UCCI =1V
U =39V SVR 100 LVIV
Ucc = %15 v SVR 45 uviv
Rg = 10xOhm, AUy =~1V
Upc=39V SVR 60 FAATs
U =215V SVR 20 N'A's
Ausgangsspitzenspannung
Ry, =2kOhm, Upc= IV Upt 7.8 v
-—Uoz 7.8 v
RL=2k0[IﬂT;UCC=‘ +15V UDI 10 135 Vv
" ~Upy 10 133 v
Ry, = 10kOhm, Upc = 9V Uo1 82 Vv
-Uoz 8,1 v
Ry, = 10 kOhm, U = 15V Uon1 12 14,0 VvV
~Upgy 12 13,8 vV

e e g e e P P e T e e o e e e S L o o W W i
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B109D

Gleichtakteingangsspannung
Gleichtaktunterdriickung

Rg = 100 Ohm, U = 15V
RS = [{} kOhm, UCC =[5V
Groidsignalverstirkung

RL = 2 kOhm

ﬂlUr) — Z‘.'.”] V, LTC‘C = *+]15 V
Ry = 2kOhm, AU = 210V
U = 215V, 8, = -25..+85°C
Betriehssirom

UC{ = 215V
Eimngangswidersiand

U{_‘-C = +15V
Eigenleistungsanfnahme

UCC = *15V

U

CMR
CMR

min, typ. max,
8 v
70 115 dB
115 dB
25 40 | -10%
12 «10°
2.5 mA
150 500 kOhm
165 mw

Dynamische Keanwene (%, =25°C—5K, UCCI = _UCC?. =15V)

Anstiegszeit

Rj = 2 kOkm, C; = 0
Uberschwingen

U; = 20mV, C;, = 100 pF

Eingangsrauschspannung
Rg = 100 Ohm, fc = 15kHz
Rg = 10 kOhm, {, = 15 kHz

mian, typ. max,

0,7 us
3 %
11 I\
3,5 Y
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Blogkschaltung
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A109D,B109D

Applikationshinweise

Es ist zweckmaBig, die positive und die negative Versorgungsspannung Ury und Upy mit
je einem Kondensator von 0,01 gF...0,1 uF gegen 0 Volt abzublocken.

Zur Vermeidung einer eventuellen Schwingneigung in der positiven Halbwelle der Ausgangs-
spannung ist die Einschaltung eines Widerstandes von 51 Ohm in den Ausgang erforderlich.

Es ist zu beachten, da8 der Schaltkreis auch beim Betrieb in offener Schleife frequenzkompen-
siert. Dazu sind 2 Kondensatoren mit den Werten Cyq = 10 pF und Cyy = 3 pF erforder-
lich.

Beim Betrieb in geschlossener Schleife richten sich die Werte fiir die Frequenzkompcnsatmns
glieder nach der geschlossenen Schleifenverstarkung A/,

/Ay’ . Cki Ry Ck2
dB pF . kOhm  pF
60 10 0 3
50 27 1,5 3
40 100 1.5 3
30 270 1.5 10
20 470 1.5 20
10 2700 1.5 100
0 4700 1,5 200
Offsetkompensation
A/B 09 A3 G85
+15V-15V
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A109D,B109 D

-
Infolge geringer Unsymmetrien innerhalb des Operationsverstirkers, sowie auf Grund der ge-
ringfiigig unterschiedlichen Spannungsabfille, die die Eingangsstrome des Verstirkers an den
vor die beiden Einginge geschalteten Widerstinde hervorrufen, ist die Ausgangsspannung nicht
Null, wenn die Eingangsspannung zu Null gemacht wird. Diese Tatsache kann sehr storend
wirken, besonders bei hohen Verstirkungen. Deshalb sind MaBnahmen zur Offsetkompensation
erforderiich, die z. B. durch Gegenschaliung seiner kleinen Kompensationsspannung realisiert
werden konnen,

T T P —— A,

Frequenzkompensation des A 109 D, B 109 D und Beschaltung als invertierender Verstdiker:

A/B 09 Ad G85

Fiir Verstirkungen /Aqy/ > 30 dB ist eine Offsetkompensation vorzusehen, um die Ausgangs-
ruhespannung auf 0 Volt bei 0 Volt Eingangsspannung einstellen zu konnen.

Zur Erzielung einef minimalen Temperaturdrift missen die von den Anschliissen des inver-
ticrenden bzw. des nicht invertierenden Eingangs in die Schaltung hineingemessenen Wirk=
widerstinde gleich groB sein. Daraus resultiert die Bedingung Ry = R¢//Ra.

Beim Betrieb als Spannungsfolger kommt der Einhaltung des maximalen Gleichspannungs=
bereichs eine besondere Bedeutung zu.
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Der maximale Gleichtakteingangsspannungshereich darf auch nicht kurzzeitig tberschritten
werden, da es sonst zum ,latch up™ (Festfahren oder Hingenbleiben der Ausgangsspannung)
kommen kann,

Es ist deshalb beim Betrich des A 109D bzw. B 109 D als Spannungsfolger in die Riickfiih-
rung vom Ausgang auf den invertierenden Fingang cin Widerstand von 10 kOhm einzuschal-
ten,

Sofern in der angewendcten Schaltung die Miglichkeit besteht, daB die Spannungsdifferenz
direkt zwischen dem invertierenden und dem nichtinverticrenden Lingang groBer als 5V wer-
den kann. ist cin besonderer Schutz fiir die Eingiinge vorzuschen.

Dieser Schutz kann entweder aus 2 in Reihe licgenden, gegensinnig geschalteten Z-Dioden
oder mit Hilfe zweicr antiparallel geschalteter, schneller Si-Dioden erfolgen.

Soll der A 109 D bzw. B 109 D cine Logik anstcucrn, so ist zwischen dem Ausgang des Schalt-
kreises und dem Eingang der logischen Schaltung eine Logikpegelangleichung vorzunehmen.
Zur Ansteuerung cines TTL-Gattercingangs geniigt dazu die Einschaltung eines Widerstandes
von 2 kOhm zwischen dem Ausgang des A 109 D bzw. B 109 D und dem Gattercingang sowie
die Anschaltung zweier Klemmdioden an den gatterseitigen Anschluf des Widerstandes; eine
Diode von 0 Volt (Anode) zum Widerstand, die andere Diode vom Widerstand (Anode) zu
einer positiven Hilfsspannung von 2,8 V.

Bei Brettschaltungsaufbauten mit dem A 109 D bzw. B 109D kann zum Schutz gegen unbe-
absichtigte Verpolung der Betrichsspannungen vor die Anschliisse Uccr und U je eine
Diode geschaltet werden. die bei verschentlich falscher Polung sperren und dic Zerstorung
des Schaltkreises verhindern,
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A110D,B 110 D Komparatoren

Integrierte bipolare Komparatoren in einem l4poligen DIL.-Plastgehiiuse. Sie besitzen einen
Differenzeingang und einen TTL-kompatiblen niederohmigen Ausgang.

Bauform: C 21.2.12.14 nach TGL 26713

Masse: =lg

Typstandard: TGL 28874

Anschlufibelegung
2 — 0 Volt
3 — Nicht invertierender Eingang

4 — Invertierender Eingang

6 — Negative Betriebsspannung

9 — Ausgang

11 — Positive Betrichsspannung
1.5.7.8, 10,12, 13, 14 — nicht belegt

Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

min, max.

Betriebsspannung Uccet +14 \'4

Uccs o \ s

Gleichtakteingangsspannung - Uie -7 +7 A4

Differenzeingangsspannung . Up ~5 +5 V
Ausgangsstrom I 10 mA
Gesamtverlustleistung Prot 300 mW

Betriebstemperaturbereich') A 110 8 0 +70 i

B 110 x‘}u =25 + 85 8

Lag::rungstcmpc'ramrbercieh &srg =55 +]25 °C

1) Die Schaltkreise sind im Betriebstemperaturbereich unter Beriicksichtigung der Tempgraturs
abhiingigkeit der KenngroBen fiir den vorgeschgnen Anwendungsfall cinscizbar,



S T S i At ST ST T T ST T )

Statische Kennwerte (8, = 25°C £ 5K, Ury

Eingangsoffsetspannung

RS = 100 Ohm, Uy = 14V AT10

B1li0
Rg = 100 Ohm. 8, = (0...4+70°C A110
R¢ = 100 Ohm. 9, = -25..+85°C

B 110

Temperaturkoeffizient der Fingangs-
offsetspannung

3,1 = =287, 0= +857C B 110
Eingangsoffsetstrony
Ug=14YV A 11D
B 110
3, =0..4+70°C All0
Su = -25.85°C B 110
Eingangshasisstrom
U =14V AllD
B 110
&, = 0..+70°C AllD
9, = -25..+85°C B 110
Ausgangswiderstand
B 110
High-Ausgangsspannung
UID = 1{mV, IOH = ~-SmA AT1lD
B 110
UID = 25 V., I("}H = _SmA All0
B 110
Low-Ausgangsspannung
Upp = 10mV, Igp = L6mA A 110
UID = 10 H!V. IOL = 2 mA B1l()
UID= 2,5 V. 10'.: 1.6 mA Alld
LID = 2.5 V, IUL= 2 mA B 11U

A110D,B110D

) LA R TR La
=12 V, UCC?, = -6 V}
min, typ. max.,

Ui 1,0 5 mV
Uin 10 mV
2o 290 20 uv/K
:’l-.f:?‘a
ho 1.5 15 uA
ho 1,0 S A
[“] 210 ,(J-r"i.
o 20 pA
I 11 25 HA
Iig 150 LA
Iig 150 UA
R, 100 OHm
R, 160 Ohm
Uonl 2.5 29 \'
UoH 2.5 3.0 v
L !OH 2.6 vV
You 2.8 v
UpL ~0.41 0 A"
Uor 0% 0 v

OL 42 ol
UUL ~0,38 VvV
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P ——————— e

min. typ. Jmax,
Spannungsverstarkung
fl‘LL!U =2V, R;) = 100 Ohra A1l110 AU(}H 750 15060
Ry — B110 AUoff 1000 1700
‘93 = 70°C A110 A Aoff 1350
33 = 85°C 3110 AUfo 1450
Gleichtaktunterdruckung
Rg = 100 Ohm, &Ll = 1NV A110 CMR 70 100 dB
o B 110 CMR 70 105 dB
Betriehsstrom
B 110 lee 3 55 9 mA
]CCZ 2 31 7 mA
Dynamische Kennwerte 9, =25 *C—SK, Uccy = 12V, Ueey = -6 V)
min, typ. max,
Verzogerungszeit
RL = 2 kOhm A 110 r]JI.H L3 ns
A 110 tPHL 44 ns
B110 tpLH 5‘; ns
B lll] tPHL 4? lII'lS
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A110D,B110D

Applikationshinweise
Die Zuleitungen, besonders die Erdleitung. sollten so niedrige Impedanzen wie moglich auf-

weisen.

Es ist zweckmaBig, die Versorgungsleitungen +Ucc und --Uee direkt am Schaltkreis mit
einem HF-Kondensator von 0,01..0,1 gF und die Versorgungsleitungen fiir die Platine mit
einem Kondensator von 10 uF zur Ableitung von Storungen abzublocken.

Die Quellwiderstande der Signal- und Referenzquellen sollten gleich groB und kleiner als
200 Ohm sein. um die thermische Drift und die Offsetspannung gering zu halten.

Fine Parallelschaltung von maximal 4 Ausgangen ist zuldssig.

Der Ausgang des A 110D /B 110 D ist TTL-kompatibel und mit einem fan-out von 1 be-

lastbar.

Anwendungsbeispiele

1. Fensterdiskriminator

A'B 10 A3 GGKS

J:
.

Uret1 Urefz

Uref1

Bei MeBautomaten tritt oft das Problem auf. MeBwerte, die zwischen einem oberen und einem
unteren Grenzwert licgen, als gut, alle aullerhalb der beiden Grenzen lhegenden Werte als
schleeht 7u bewerten. Eine eleeante Losung dieses Problems ist mit.einem Fensterdiskriminator
moglich,

Mit der dargestelliten einfuchen Grundschaltung 1aBt sich eine Funktion der Ausgangsspannung
crreichen, die ein Fenster zwischen den beiden Bezugsspannungen Upapy und Upepp bilder,
Dic untere Grenze (Upopp) wird an den nichtinvertierenden Eingang des einen A 110 D, die
obere Grenze (Upep) an den invertierenden Eingang des anderen A 110 D gelegt. Die beiden
iibrigen Eingiinge werden zusammengeschaltet und mit der zu vergleichenden Spannung be-

aulschlagt.
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W
2. Monostabiler Multivibrator

A/B LU A4 GBS

[ o
O
AUQ-

Vref | =1 tp

Tie Schaltung witd mit negativen TmpuTsen am Einpang A getrigert, Der Schwellwert wird
an B vorgegeben. Mit C1, R2 und R3 4Bt sich die Ausgangsimpulsdauer ty cinstellens

_ AU R2
tp = (R2 + R3)C1 " log - Oma g

Durch Einsatz des A 110D ist die Ansprechgenauigkeil des moriostabilen Multivibrators seht
hoch (£10 mV in einem Bereich von 5 V).

Die Schaltung ist daher fiic monostabile Multivibratoren mit hohen Genauigkeitsforderungen
universell anwendbar,
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A/B10A13G85 K
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‘R:E=IE B 060 D--B 066 D — BIFET-Operationsverstirker

BIEET-Operationsverstirker der 60er Reihe sind OPVs in bipolarer Technik mit Sperrschicht-
feldeffekttransistoren in der Eingangsstufe im DIL-Plastgehause mit groBem Eingangswider-
stand. kleinen Offsetstrémen, sehr kleinenBiasstromen, interner Frequenzkompensation (aubber
B 060 D), sehr geringer Leistungsaufnahme. Latch-up-frei, grolien Bereichen fur die Betriebs-
spannung und Differenz- und Gleichtakteingangsspannung. kurzschluBfest (bei Einhaltung der
max. Verlustleistung) fiir universellen Finsatz. besonders fiir Geriate mit Batigricbetrieb ge-
eignet. Die Stromaufnahme kann bei Typ B 066 D extern gesteuert werden
Bauform: B (B 060—B 062 D, B 066 D) 21.1.1.2.8 nach TGL 26713

C (B064D) 21.2.1.2.14 nach TGL 26713
Masse: =15¢
Typstandard: TGL 39705

Pinbelegung
Funktion AnschluB-Nummer
BO60D BO6ID BU062D B064D  BO066D
UCC]. T 7 b3 4 7
Uccz 4 3 4 11 4
Frequenzkompensation 8 - - — -
Offsetabgleich 1.5 1.5 — - 135
Ausgang (I) 6 6 I 1 6
Ausgang (1) - - 5 T 5
Ausgang (II1) - i = ] s
Ausgang (IV}) - -~ — 14 -
Nichtinvertierender
Eingang (1) 3 3 3 3 3
Eingang (11) - - 5 5 -
Eingang (I11) -- - — 10 —
Eingang (I1V) - - - 12 -
Invertierender Eingang {1} 2 2 2 2 pA
"~ Eingang (1I) - — 6 6 —
Eingang (11I) — - - 9 e
Eingang (1V) - - — 13 -
1 eistungssteucrung (LS) - - - - 8
nicht belegt - 8 - - -
T.eistungssteuerung B 066
T 2.85 ' \'
e 285+R g (o)

RLS in kOhm, ICC(O} = ICC mit RLS =0 .
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B 060D-B066D

B 60 A2 H8S

B 062D

B FEE
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T —— e e e

Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

min, max.

Betriebsspan nung” Ucerr=Veez 0 18 v
Diﬁcrcnzeingangsspannungl] Uip =30 30 v
GlciChIaktEingangsspannungl)3) Uig ~15 +15 Vv
Umgebungstemperatur fiir D-, Dm-, Dp-Typ 9, -10 70 i &

fiir Dt-Typ g -25 85 e
Leistungstemperatur 9 ~55 150 g e
Sperrschichttemperatur - 9 — 115 ‘S
Dauer des Ausgangskurzschluﬂgtromes” tx unbegrenzt s

1) Alle Spannungswerte sind mit Ausnahme der Differenzeingangsspannung auf den 0-Pegel
(Masse) der Betriebsspannung bezogen, wobei der 0-Pegel der Mittelpunkt zwischen +Uc
und~Ugc ist.

2) Die Differenzeingangsspannung ist der Spannungswert des nichtinverticrenden LEinganges,
bezogen auf den invertierenden Eingang Uy = Uc. '

3) Die Eingangsspannung darf. nur kleiner; bzw, gleich der Betriebsspannung, hochstens aber
15 V sein,

4) Der Ausgang kann gegen U oder Masse kurzgeschlossen werden. Tempcrat- ur und/oder
UCC miissen s0 begrenzt werden, daB die max. Verlustleistung nicht iibezschritten -wird.

B 60 A4 H85 B 60 AS H85
Py 1 Verduahnctungereduidrmnsicurve Aol Verlustinstung e dulanskur v
:;",E' F|mlﬂt"ﬂl "";T L rﬂ‘l}al
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1 ] | |
55 70 &9 15 » F O -
il —~= g




B 060 D—B 066 D

Statische Kennwerte: (3, = 25°C -5K. Uy = -Uper = 15V £ | %)
Durch einfaches oder verscharftes Ausmessen werden aus cinem Tvp selektiert:

Grundtyp D — fiir geringe Anforderungen
m-Typ Dm — fur hohere Anforderungen
p-Tvp Dp — fiir hochsic Arforderungen
t-Typ Dt — fir den erweiterten Temperaturbereich

Eingangsoffsetspannung
Rg = 10 kOhm D-Typ
Dm-Typ
Dp-Tvp
Dt-Typ
8, =-10bis 70°C D-Typ
9, =-10bis70°C Dm-Typ
9, =-10bis 70°C Dp-Typ
9, =-25bis 85°C Dt-Typ
Ausgangsspannungshub (Spitze-Spitze)
9, = —10 bis 70 °C, R[_= 10 kOhm
Dm-, Dp-, Dt-Typ
3, =-25bis 85 °C, Rf = 10 kOhm
Dt-Typ *
-Gleichtaktunterdriickung
Ujg = £ 10V, Rg = 10 kOhm
D-Typ
Dm-, Dp-, Dt-Typ
Betriebsspannungsunterdriickung
(AUpc=20V), Uy =8V
U =%18V
Rg = 10 kOhm

D-Typ
Dm-, Dp-, Dt-Typ

Stromaufnahme je Verstérker
Eingangsoffsetstrom
9, =25°C

D-Typ

Dm-, Dp-, Dt-Tvp

U0

Uoss

CMR

SVR

min.

30

70
30

20

95

max.

250

200
100

3
{

mV
mV
mV

mV
mV
mV
mV

dB
dB

dB
dB

UA

PA
A

T e Y A Y ey wpeutogs greesresmritarioy
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Eingangsoffsetstrom
9, =-10bis 70 °C D-Typ
9, =-10bis 70 °C Dm-, Dp-Typ
3, =-25bis 85°C Dt-Typ
Eingangsbiasstrom
9, =25°C D-Typ
Dm-, Dp-, Dt-Typ

8, =-10bis70°C D-Typ
-S‘a =-~10bis70°C Dm-, Dp-lyp
9, =-25bis85°C Dt-Typ
Temperaturkoeffizient der
Eingangsoffsetspannung
9,=0°C,9,,=70°C
A, =8,=Ty1
Offene Spannungsverstiarkung
U=+ 10V, Ry = 10kOhm

D-Typ

Dm-, Dp-, Dt-Tvp
3, =~10bis70°C D-Typ
3, =-10bis70°C Dm-, Dp-lyp
3, =-25bis85°C Dt-Iyp
Eingangswiderstand

Eingaugsspannungsbereich 3)

o

Uio/AY,

Apoff

T
Up

_ B 060 D—B 066 D

M_——-—“

min. typ.
30
30
10
= 6
4 &
3
4
4
1012
+14,5
—12,5 13

Dynamische Kennwerte 1. (Uge=% 15V, Ry, = 10 kOhm, Cy, = 100 pF)

“Transitfrequenz
Slew-rate
Uberschwingiaktor

B1
SK

-+
i

3.5

235

max.

3

3

nA
nA
nA

PA
PA
nA
nA
nA

uy/grde

103
108
103
103
10

Ohm

MHz
Vius

Qr
SO

1) Die Parameter gelten fir dent B 066 D, wenn der Leistungssteuereingang (AnschluB 8) mit

UCCZ verbunden ist.

5) Der Eingangsspannungsbereich ist eng mit der Betricbsspannung verkniipft. Zur Gewiihr-
leistung der Funktion muB die Eingangsspannung 2V iiber U liegen ]Siche hierzu die

Abhingigkeit Ijg = f (Ujp)]

]

M
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Blockschaltbild:
B 60 A6 H85

Leistungssteuerung (B066D )
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B 080 D—B 084 D — BIFET-Operationsverstiarker

BIFET-Operationsverstirker der 80er Reihe im DIL-Plastgehiuse sind OPVs in bipolarer Tech-
nik mit Sperrschichtfeldeffekttransistoren in der Eingangsstufe mit groBem Eingangswiderstand,
klcinen Bias- und Offsetstromen. interner Frequenzkompensation (auBer B 080 D). geringer
Leistungsaufnahme. LatCh-up-frei.” groffemBeTeichen fiir die Differenz- und Gleichtakteingangs=
spannung, kurzschluBfest (bei Einhaltung der max. Verlustleistung) fiir universellen Einsatz, h
Bauform: B(B0S0D-BO082 D) 21.1.1.2.8 nach TGL 26713

C(BO83D-BO084 D) 21.2.1.2.14 nach TGL 26713

Masse: =15p
Tvpstandard: TGL 39490
Pinbelegung
Funktion AnschTuB-Nummeér
BOSOD BORID BOs2D BORID BOH4D
Uccr 7 7 8 1391 4
Uces 4 4 4 4 11
Frequenzkompensation 8 — - - -
Offsetabgleich (1) 15 1D — 3,14 -
Offsetabeleich (11} - - - 3.8, o
Auseang (1) 6 6 1 12 t
Auseang (I1) -_ - 7 10 7
Ausgang (I11) - - - -— 8
Ausgang (IV) - = - - 12
Wichtinverticrender ‘
Eingang (1) 3 3 3 > 3
Eingang (IT) - — 5 6 5
Eingang (III) - - - — 10
Eingang (IV) - - - — 12
Invertierender
Eingang {1) = 2 2 1 2
Eingang (11} — - 6 7 6
Eingang (I1I) - - - e 9
Eingang (IV) - s - iz 13
nicht beleut — 8 —~ 11 —
1) wahlweise
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B08OD—BO084D

Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemiperaturbereich

min. max.

. Betriebsspannung’) Ucer—VYees 0 18 vV
Differenzeingangsspannung?) Uin =30 30 \'4
Gieichtakteingangsspannung')®) Ui -15 15 V
Umpgebungstemperatur fiir D-, Dm-, Dp-Tvp 9, -10 +70 g o

fiir Dt-Typ 9, =25 +85 g <
Lagerungstemperatur 9 55 +150 g &
Sperrschichttemperatur \E‘i +150) "C
Dauer des AusgangskurzschluBstromes®) 7e unbegrenzt s

Verlustleistung bei
8. =25°C Pyt 0 mW

1) Alle Spannungswerte sind mit Ausnahme der Differenzeingangsspannung auf den O-Pegel
{(Masse) der Betriebsspannung bezogen, wobei der O-Pegel der Mittelpunkt zwischen UC‘CI
und ~Ugpey ist.

2) Die Differenzeingangsspannung ist der Spannungswert des mchtmvcrnertndtn Eingangs
bezogen auf den invertierenden Eingang.

) Die Eingangsspannung darf nur kleiner, bzw. gleich der Betricbsspannung, hichstens aber
15 V sein.

#) Der Ausgang kann gegen Betriebsspannung oder Masse kurzgeschlossen werden. Tempera-
tur und/oder Betriebsspannung missen so begrenzt werden, daB die max. Verlustleistung
nicht iiberschritten wird.

B 80 ASH8S K ~ BSOAG6HS5K
P | Verlushieisfungsreduidionskurve I Aot Vertusteshungsre duk tion skour ve
v | Prot=tia) e Prot® (]
t=2HZ I« 2HZ
U poliges Gehiuse
Llﬂ ’,\ T 600 |
Bpeliges Gehduse|-.| |
|
: = |
455 ﬂ—nﬂ——-T-— - :_ -
| | ) 285
} E 230
1 | o L
| ot
] I
| 1 I
| |
5 7% 085
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B 0OSOD—B0OB4 D

Staiische Kennweite (8, = 25°C — SK. Uy = -Upe =15V = 1 %)
Durch einfaches oder verschiirfies Ausmessen werden aus cinem Typ sclekuerts

Grundtyp D — fiir geringe Anforderungen
m-Typ dm -— fiir héhere Anforderungen
p-Typ Dp — fur hochste Anforderungen
t-Tvp Dt — fur den erweilerten Temperaturbereich
min, tyvp. max.,
Fingangsoffsetspannung Ui
RS = 50 Ohm D-Typ 5 15 m\*
Dm-Typ 3 6 mV
Dp-Typ 2 3 mV
Dt-Tyvp o mV
D-Typ |
9, = —10 bis +70°C pi] | mV
Dm-Tvp
Ba = —10 his +70°C 75 mV
Dp-Typ
33 = —10 bis +70°C 6 mV
Dt-Tvp :
9, = 25 bis +85°C 9 my
Ausgangsspannungshub (Spitze-Spitze) Unss
R; = 10kOm 24 27 v
D-, Dm-, Dp-Typ
8, = =10 bis +70°C, Ry = 2 kOhm 20 25 v
Dt-Typ
9, = =25 bis +85°C, R, = 2kOhm 20 25 '
Gleichtaktunterdriickung CMR
Uig = £10V, Rg = 10 Ohm
D-Tvp 70 92 dB
Dm-, Dp-, Dt-Typ 80 95 dB
Betriebsspannungsunterdrickung - SVR
Rg = 10 kOhm :
D-Typ 70 95 dB
Dm-, Dp-, Dt-Typ 20 100 dB
Stromaufnahme pro Verstirker Tce 2 28 mA
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B 080 D—B 084D

min, tvp. max.

Eingangsoffsetstrom Iio
3, =25°C
D-Typ 12 200 pA
Dm-. Dp-, Dt-Tvp 12 100 PA
3, = —10 bis +70°C D-Tvp 5 A
9, = -10 bis +70°C Dm-, Dp-Typ 3 nA
3, = =25 bis +85°C Dt-Typ 10 nA
Eingangshiasstrom Iig
3, =25°C
D-Tvp 60 400 pA
Dm-, Dp-, Dt-Tvp 60 200 PA
9, = —10 bis +70°C D-Tvp 4 10 nA
9, = -10 bis +70°C Dm-, Dp-Tvp 7 nA
9, = -25 bis +85°C Dt-Typ 20 nA
Temperaturkoeffizient der Eingangs-
offsetspannung TCuro 10 uV/erd
Offene Spannungsverstarkung AUofe
Up = 210V, R = 2kOhm
D-Typ 25 200 10°
Dm-, Dp-Typ 35 200 10*
Dt-Tvp : 50 200 10%
3, = ~10 bis +70°C D-Typ - 15 103
3, = ~10 bis +70°C Dm-, Dp-Typ 25 10°
9, = -25 bis +85°C Dt-Typ - 25 103
Eingangswiderstand T 1012 Ohm

o y AT S
Eingangsspannungsbereich®) Uy 11 ~11.5 v

%) Der Eingangsspannungsbereich ist eng mit der Betriebsspannung verkniipft. Zur Gewihrs
leistung der Funktion muB die Eingangsspannung 4 V iiber U liegen, [Siche hierzu die
Abhiingigkeit: Iig = f (Upg)] &

Dvnamische Kennwerte (Uccy = 15 Ve =Ugcp = 15V, R, = 2kOhm, ;= 100 pF)

Slew-rate SR B D e
Up=10V 13 v
Anstiegszeit t

Up =20mV : 0.1 Us
Bandbreite fiir 1-Verstarkung fi 25 MHz
Uberschwingfaktor 25 %
Aquivalente Rauscheingangsspannung Up 35 - HW!‘-E

Rg = 100 Ohm, = 1 kHz "

90



B 080 D—B 084 D

—— e

Blockschaltinld emnes Kanals

B 80 A7 HSS
b
Arbeitsstromstabilisierungs - o Ucct
schaltung
listatﬂ l'stuhz
inv £ o———
o .{};UI Eingangs - A, Treiberstufe Au Endstufe Ausg.
nicht inv. E stufe T I R
L| [Aue

] it

91



B0OSOD—B 084D

AT T
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Schaltungen zur Frequenz-(B 080 ) und Eingangsoffsetkompensation
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B 165 H/B 165 V Leistungsoperationsverstirker A —

Lentungsoperationsverstirker: im 1O 220 — Leistungsplastgchiiuse mit Gegentaktausgangsstufe
flir Ausgangsstrome bis =25 A, =
Weitere Eigenschaften, wic — hohe Verstiirkung
— hohe Brummspannumes- und Gleichtakt-
unterdriickung
—- Interne Frequenzhompensation
— interne Schutzschaltung geegen thermische
Uberlastung und dic interne AC-Ausgangs-
strombegrenzung zeichnen die Schalthremse
HUTA W
Die Einsatzmoglichkeiten dieser Schaltkreise sind sehr flexibel, z. B. cignen sie sich zur An-
steuerung von Motoren. Schadimagneten u. s, w, oder fur den Einsatz in geregelten Strom-

versorgungen.
Bauform: MH(BI6SH)Y 62.1.5 nach TGL 26713

MV (B I165V) 63.1.5 nach TGL 26713
Masse: =3

Tvpstandard: TGL 42578

— nichtinverticrender Eingang
— -invertierender Eingang

Pinbelegung

Betrichsspannung ~U s
— Ausgang
— Betriebsspannung +Ucct

R B

Grenzwerte, giiltig fiir den Betricbstemperaturbereich

min. max.

Betrichsspannung B 165 H'V Us/s 0 36 Vv
Eingangsspannung | Ui/s 0 Usis V

Uz/s 0. Us/s V
Differenzeingangsspannung /AUy - 30 A%
Ausgangsspitzenstrom Ie - 35 A
Gesamtverlustleistung Piot - 20 W
Innerer Warmewiderstand ) Rthjc 3 K/'W
Sperrschichttemperatur ‘9_1' 150 °C
Betriebsbedingungen:
Betriebsspannung B 165 H'V Ucce +6 +18 \%
Umpgebungstemperatur _ 9, =25 +70 e
e e i R S
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B16SH/B165V

Statische Kennwerte giiltig bei 9, = 25°C — 5 K. bei Verwendung eines Kihlkorpers mit
Ry = 4 K/W, Upe = £18V fiir B 165 H/V, wenn nicht anders

angegeben:
min. top. nux.

Stromaufnahme lec 40 fi mA
Betrag der Ausgangsoffsetspanrung ‘Uoo 5. 22 myV
Betrag der Eingangsoffsetspannung Ui/ 5 H mY
Betrag des Eingangsoffsetstromes o' 20 200 nA
Eingangsbiasstrom ~Iig 0.2 1 HA
Offene Spannungsverstarkung AUoff '
Upc = 214V~ 76 90 dB
RL - oG
Brummspannungsunterdriickung SVR
UC(‘ =28V 40 50 dB
Ry = 4 Ohm
RG = 22kOhm * 5%
fg, = 100 Hz (Sinus)
Gleichtaktunterdrickung ' CMR 56 70 dB
R e e o =]
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BI165SH/B165V

Applikationshinweise
— KurzschluB zwischen Auspgang und negativen bzw. positiven BetriebsspannungsanschiuB ist
nicht zulissig und kann zur Zerstorung fiihren.

— Der Ausgang des Schaltkreises ist mit 2 sehr schneilen Dioden (SY 345K/0.5) vor induk-
tiven Spannungsspitzen zu schutzen.

— Fiir Verstarkung Ay = 10 dB kann eine zusitzliche RC-Kombination vom invertierenden
Eingang nach Masse geschaltet werden, um Schwingneigungen zu beseitigen.

— Es ist auf guten thermischen Kontakt zwischen Schalikreis und Kihlkorper zu achten
(Wirmeleitpaste). Der Andruck auf den Kinikorper soilte mit einem Bugel oder ener
Feder iiber den Schaltkreis erhoht werden,

— Beim Leiterplattenentwurf ist zu beachten, daB die Leiterziige von Betriebsspannung, Masse
und Last kleinstmogliche Impedanzen aufweisen und daB das Boucherot-Glied (220 nF/
1 Ohm) von AnschluB 4 nach Masse méglichst nahe am IC in die Zuleitung der Endstufe
plaziert wird, Auf keinen Fall darf das Boucherot-Glied nach dem Koppelelko angeschlos«
sen werden. )

— Die Betriebsspannung ist so dicht wie moglich am Schaltkreis abzublocken.

— Die Eingangsmasse ist dort anzuschlieBen, wo sich die 3 Leitungsmassen vom I~ Ry und
~Uges treffen. Der Siebelko des Mittenspannungsieiiers (Betrieb mit einer Versorgungs-
spannung) sollte ebenfalls auf diesen Punkt gefiihrt werden, damit keine zusatzliche Stor-
spannung in den Eingang eingekoppelt wird. '

— Zu den Schutzschaltungen muB grundsatzlich gesagt werden, daB die Schutzschaltungen
ausschlieBlich zum Schutz des Schaltkreises vorgesehen sind und nicht etwa -dazu dienen,
bei der Dimensionierung anderer Schaltungsteile Einsparungen vornehmen zu konnen.

~- Ein galvanischer KurzschluB zwischen Pin 4 und dem negativen (Pin 3) bzw. dem positiven
BetriebsspannungsanschluB (Pin 5) ist nicht zulissig und kann zur Zerstérung des Bau-

elementes fiihren.. Das Bauelement besitzt keinen DC-KurzschluBschutz sondern nur einen
AC-KurzschluBschutz. Das bedeutet, dal dic Schutzschaltung erst ab Ucg £ 11V des je-
weiligen Ausgangstransisiors arbeitet,
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B176 D/B177D
Kleinleistungs-Operationsverstarker

Die monolithisch infegricrten Schaltkreise B 176 D und B 177 D sind programmicrbare. hoch-
verstarkende Kleinleistungs-Operationsverstirker mit kleinen Offsetgrolicn, grofien Einsingss
widerstand und groBer Ausgangsamplitude fiir universellen Einsatz in clektronischen Geréten,
Dic GroBen: Eingangsbhiasstrom. Eingangswiderstand,

Stromaufnahme, Slew Rate und Verstiarkungs-

Bandbreite-Produkt lassen sich durch die

duBere Beschaltung variieren.
Der Schaltkreis B 176 D hat einc interne, der Schaltkreis B 177 ) eine externe Frequenzkoms
pensation.

Bauform: B (B 176 D) 21.1.1.2.8. nach TGL 21713
C (B177 D) 21.2.1.2.14. nach TGL 21713

Pinbhelegung

B176 D | — Offset-Null

2 — invertierender Eingang

3 — nichtinvertierender Eingang
4 — negative Betrichsspannung
5 — Offset-Null

6 — Ausgang

7 — positive Betriebsspannung
8 — Steucrstrom

BI77D 1 — nicht belegt
2 — externe Frequenzkompensation
3 — Offset-Null
4 — inverticrender Eingang
5 — nichtinvertierender Eingang
6 — negative Betriebsspannung
7 — nicht belegt
8 — nicht belegt
9 — Offset-Null
10 — Ausgang
11 — positive Betricbsspannung /
12 — Steuerstrom
13 — externe Frequenzkompensation
14 — nicht belegt
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B176 D/B177D

W

Grenzwerte. giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

min
Positive Betriebsspannung Ucct i
Negative Betriebsspannung “Uccz 18
Gleichtakt-Eingangsspannung, /uy/ i
Differenz-Eingangsspannung /Uip/ -
Dauer des Ausgangskurz-
schluBstromes ‘Kl ) .
Steuerstrom P o
Betriebstemperaturbereich S, -25

1) KurzschluB gegen Masse, Uty oder Uy Ig = 6 mA

KurzschluB bei 80, erfordert I — = 30 L A,

Elcktrische Kennwerte (Uoe=%3V, 9, =25 °C-5K)

Ie/HA  min. typ.
Eingangsoffsetspannung U 1.5 1.8
15 13
Eingangsoffsetstrom o 1.5 0.06
15 03
Eingangsbiasstrom Iig 1,5 2.1
15 24
Stromaufnahme Icc 1,5 17
15 110
Gleichtaktunterdriickung CMR 1.5 70 90
15 70 92
Betriebsspannungs- SVR 1.5 40
unterdriickung 15 40
GroBsignal- Rp =75kOhm Ag; 1.5 25 250
verstirkung Ry =5 kOhm 15 25 300
Elektrische Kennwerte (Upa = £ 3V, 8, =-25°C-J, = +85°C)
I ot/ HA min,
Eingangsoffsetspannung Uig 1.5:15
-Eingangsoffsetstrom Iio 1.5
15
Eingangsbiasstrom Iig 5=
- 15
Stromaufnahme Icc 15
15

max.

18 v
- A%
15 v
30 v

unbegrenzt s
200 HA

85 C
max.

6. mV

6 mV

6 nA
25 nA
10 nA
50 nA
20 HA

120 HA
dB
dB

200 HAIV

200 uAY
.10%
-10%

max.

8] mV
10 ‘nA
40 nA
20 nA

120 nA

25 MA
125 HA

W
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min.

GroBsignal- Ry =75 kOhm Ay 1.5 25
verstairkung Ry =5 kOhm 15 25
Elektrische Kennwerte (Uce = £ 15V, 3, =25°C-5K)

Io/UA  min,
Eingangsoffsetspannung Ui 1.5

15
Eingangsoffsetstrom Iio 1,9

15
Eingangsbiasstrom Iig 1,9

15
Stromaufnahme Ice 1,5

: 15

Gleichtaktunterdriickung CMR 15 70

15 70
Betriebsspannungs- SVR 15
unterdriickung 15
Grofisignal- Ry =75kOhm Ay 1.3 50
verstirkung Ry =35 kOhm 15 S0
Elektrische Kennwerte (Uca = £ 15V,+25°C= 3, = 85°C)

Tee/UA  win,
Eingangsoffsetspannung Ui 1.5:15
Eingangsoffsetstrom’ Iio 1D

15
Eingangsbiasstrom Iip 3D

15
Stromaufnahme Icc 1.5

15
GroBsignal- Ry = 75 XOhm Ap 1.5 50
verstirkung Ry =5 kOhm 15 SO

106

max.
)
typ. max.
1.8 6
12 6
0.1 6
0,5 25
29 10
24 50
20 30
122 160
92
86
35 200
15 200
500
300
max.
3
10
40
20
120
35
170

109
tlﬂ’

mV
mV

nA
nA

LA
UA
dB
dB

HAN
MA/N
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B611D-B4765D
Universelle Operationsverstarker

Die Schaltkreise sind vielseitige Einfach-, Doppel- und Vierfach-Operationsverstarker, die sich
auf Grund ihrer guten Eigenschaften fiir ein sehr weites Anwendungsgebiet in der MeB-, Steue-.
rungs- und Regelungstechnik, Autoelektronik, Rechentechnik und Konsumgiiterherstellung eig=
nen. ;
Neben hoher Verstirkung, groBen Eingangswiderstand, geringer Offsctspannung zeichnen sie
sich besonders aus durch
groBen Betriebsspannungsbereich
groBe Aussteuerbarkeit
groBen Ausgangsstrom
geringe Temperatur- und Betriebsspannungsabhingigkeiten
Bauform: A (B611D—B865D) 21.2.1.2.6 nach TGL 26713
B (B 2761 D,B2765D) 21.1.1.2.8 nach TGL 26713
C (B 4761 D, B 4765 D) 21.2.1.2.14 nach TGL 26713
Masse: =15¢
Typstandard: TGL 38925

Pinbelegung

B611D/B615D B631D/B635D B2761D B4761D
B621D/B625D B761D/B765D B2765D B 4765D
B 861D/B 865D

=i

pos. Betriebsspannung
neg. Betriebsspannung 4
Frequenzkompensation —
AnschluB R 6 e
Ausgang Verstarker 1
Verstarker 2
Verstarker 3
Verstarker 4
pichtinv. Eing.
Verstarker 1
Verstirker 2
Verstarker 3
Verstarker 4
invert. Eing.
Verstarker 1
Verstiarker 2
Verstirker 3

Verstarker 4 \ -

o

[ 1om] | au
RN [ | -

[11® 119
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12
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T SO e e T S TR R A 7 Tt a5 T gl v T T -
Ubersicht zu den Bezeichnungen
Schaltkreis Bumeh'\lcm'p.— Anzahl  Anzahl Besonderheiten
bereich*) Verst, An- Fin- Aus- Frequenze
schiusse  gang gany kompens.
B 761 D/B 861 D 1 cin- Darling-
B76S DB RS D 2 tach tonstuie  exlern
B6llD 1 Dar-
B6I1SD 2 1 G ling- 7 -
mlti kompa-  ohne
B62ID I cint. tibel
B6&625D i,
Be63l D 1 Dar- Darline-
ling- tonstule  extern
BeidD i ton-
stufe
B2761 D |
r ¥ ein- Darline-  intern
2765 2 . ;
B 2765 D = fach tonstuie
B4761 D 1
X 4 14
B4765 D 2

*) 1. Betrichstemperaturbereich:  0..+70°C
2. Betricbstemperiturbereich:  -25,,,+K85°C

Anschlulischema:
B 11-65 A1 HSS Finfach-OPY

5| Ausgang
“Uec2
B 11-65 A2 H85 Doppel-OPV
¢ Eingang A [1 g] Ausgang A
~Engang A (2] ~Uccz
IS E) 6] Ausgang &

~Eingang B%] * 8] ffmganga
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B 11-65 A3 H35 Vierfach-OPV

t ENQanNg S ¢+
~Eingang 5.+
+ Uce

=« £ingang $.3
t Eingang 5.3
Ausangs. 3
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B611D-B4765D

Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Betriebs-
spannung

Differanzein«
gangsspannung

Gleichtaktein-
gangsspannung

Ausgangsstront

Sperrschicht=
Temperatur

Wirmewider=-
stand, gesamict

Betrichs-
Temperatur-
bereich

_—.—_-__W-'-

L4

6

min. max.

B 861 D.B&65D *Uce 1.5") 10V
B611D.B6ISD : 83 15 \'g
B 621 D.B625 D,

B 631 D.B 635D,

B 2761 D,B 2765 D.

B 4761 D.B 4765 D,

B761 D, B765D 1,5" 18 V

B761 D.B765D,

B 8§61 D, B 865D,
B621D.B625D,

B 2761 D. B 2765 D,

B 4761 D, B4765 D

fiir +Ucc=15..75V
B611D.B615D,
B631D.B635SD

Up ~GUcqrt-UeexWWeert Ve v

 fiir tUce=2.65V

B761D,B765D
Fur iUCC‘ = Tﬁﬁ..;lgv

BL61D.B8SD 15 +15 V
Tli]" iUCC = T.S...I ( V

B621 D.B625D.

B 2761 D.B 2765 D,

B 4761 D,B4765D

fiic +Upo = 7.5..15V

B611D.,B6ISD, ~13 +13 v
B631D,B635D

Fiir iIJCC = {1.5.-:15 v

alle Typen Uic —UCCI +Ucca v
alle Tvpen In 70 mA
alle Typen Sj 150 *C
alle Tvpen Rihis 140 KW
B 4761 D, B4765 D ! 120 KW
B761 D.B361 D S, 0 76 °C
B61I D.BE21 D,

B 631 D.B2761 D.

B4761 D

B765D.B 863D, Ja -25 85 °C



B611D-B4765D

W

Anmerkung.

BAISD.BAISD
B 635 D.B 2765 D,
B4703 D

min. max.

w15 +85 g 7

ic Spannunzen sind auf Masse (Mitte der Betrichsspannung +Uccq und -Ucea) 2u bezies
hen. Die Differenzspannung ist die Spannung des nichtinvertierenden Einganges, bezogen auf
den invertierenden Eingang.

1} Betriehswerte

Statische Kennwerte (8, = 25°C — SKt 2Uca = 15V, 10V fiir B 861 D,

Eincangsoffset-
spannung

-Rq = 5{) Ohm

Eingangsoffsets
sirom

Eingangsbiasstrom

Offene Spannyungss
werstarkung

B865D. Ry =2 kOhm)

B 761 D,B2761 D Uo
B 765 D, B 2765 D

B 4761 D,B 4765 D

B621 D.B62S D

B 861 D.B865 D

B611 D.B631 D

B615 DB 635D

B761D.B86ID.B765D Iig
B 865D. B 621D. B 625D,

B 2761 D. B 2765 D

B 4761 D, B4765 D
B611D.B615D

B 631 D,B635D

B761D.B765D.B 861D I
B 865D, B 621D. B 625D,

B 2761 D, B2765 D

B 4761 D. B4765 D
B611D.B61SD
B631D.B635 D

AUoff
B84ID.BS86SD

B761D.B765D
B2761 D.B2765D
B4761 D.B4765D
B611D.B6ISD,
B621D.B625SD
B3I D.BRISD.

min. max.
-6 6 mV
-7 75 mV
-10 10 mV
-15 15 mV
~300 300 nA
-5 25 nA
1 LA
0.05 uA
75%) dB
81.5%) dB
80°) dB
75%) , dB

17



B611D-B4765D
Mw
Aussteuerbereich B761 D,B765D Up 14,9 -14 v
der Ausgangsspannung B 631 D,B635D
B2761 D,B2765 D,

B611D,B61SD 14,9 -1183 V

B621D,B625D

BR61D,B865D 9.8 -9 A%
Ry, = 620 Ohm B761D,B765D 14,9 12,5 'V

B631D,B635SD,
B 2761 D,B2765 D,

B611D.B615D 14,9 =14 v
B621D,B625D
B4761 D.B4765 D 14 ~115 WV
Rt = 400 Ohm B 861 D,B865D 0.8 -3 V
Offene Spannungs~ B761 D.B765D At N0 dB
verstarkung B2761 D.B2765 1,
B 4761 D, B4765 D,
B 861 D.B865D |
U= 22V, B611D.B6ISD €5 as
tlUpg=35V B631D.B635SD,
B621D.B625D
Ansteuerbereich B 761 D,B765D, Us 49 -4 ¥
ger Ausgangsspadiiing B 2761 D.B2765D
EWee=5V B4761 D, B4765D
B861D.B86SD 4.3 - ¥V
Restspannung B611 D, B6ISD Cac - . Q2 Vv
10 = 10 mA . B621D.B625 1.
iibrige Typen 0 Vv
Gleichaktunterdriickung CMR
= BS61D, B85S D 60") dB
= B761D,B765D 65°) B
B4761 D,B4765D
Rg = 50 Olm B611D.B621D 60%) dB
B631D.B615D
B625D,B635D
Beteiehsspannungs- B2765D.B2761 D SVR 100 Vv
unterdriickung B4701 D.B4165D
AUpe = 10V (7V fie Ubrige Typen 200 a4V

B 861 D. B865D)
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min. max,
AlUssangssperrstrom BeID.BRASD IOR 100 HA
ithrige Tyvpen 10 HA
Stromaufnzhme
Ry, = = (ohne Signai) B2761 D, B2765D
B4761 D.B 4765 D 3 mA
. ubrige Tyvpen 1.5 mA

2'1} .{\ITI — iIﬂ vV
3) AUp= %10V
4) AUp= =14 A%
) AUp=20 V
&) AUy=10 WV

Blockschaltbilder:
Einiach-Operationsverstiirker

B 11-65 A4 HRS

(o e e e e s = ==y
1 748
1 |
2o i Jingans FERY Acapange |
| L e e il S —-1-435
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Vierfach-Operationsverstirker
(Blockschalthild entspricht dem zweifachen Doppel-OPV)
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Innenschaltungen:

nur hei B2761 D/ B2765 D
B 1165 AS H&5 und B4761D/B4763 D

tlec
cd 300B
£ o
s 5008 R
E __K “
L4 Ly
|
quf:'ng£m~ rrl- “Uce
£ingang kompat.bler
- Ausgang
86310, 8611D ; 87610,88610, 621610, 817610 | B611D,6621D
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T e

MeBschaltung:

S, auf 1 bei B761 D, B763 D Rg = 50 Ohm
B&R61I D, BRASD Rp = 24.95 kOhm
B63I1ID.BAISD R1 = R2 = 10 kOhm
Sy auf 2 beiB6I1 D.B6OISD R = 6.8 kOhm
B625SND.BA2ID Cgy = 22pF
bei B2761 D, B 2765 D entfallen S, R, Cxy Ry =2 kOhm bzw. 620 Qhme
bzw. 400 Qhm

B 11-65 A6 H85
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T e S e T N ——

Applikationshinweise

— Es ist zweckmiiBio, die positive und negative Betriehsspannung mit je einem Kondensator
von 10 nF...100 nF so dicht wie moglich am Schaltkreis abzublocken,

— Alle Typen der OPV-Familie besitzen einen offenen Kollektorausgang, d. h. es muB in
jedem Fall ein Lastwicderstand gegen die positive Betrichsspannung geschaltet werden.
Dabei ist darauf zu achten, dafd der max. zulassige Ausgangsstrom I = 70 mA nicht tiber-
schritten wird. -

— Fiir allgemeine Anwendungen ist ein Lastwiderstand von Ry = 2 kOhm optimal.

— Bei hoheren Ausgangsstromen ist die Erhihung der Restspanning der Apsgangsstufe zu

~ beriicksichtigen.

— Der Lastwiderstand sollte einen Wert von Ry = 20 kOhm nicht uiberschreiten.

— Der zusitzliche Widerstand R bei den TTL-kompatiblen Tyvpen sollte grofienordnungs-
mallig zwischen 3 R'L und 20 Ry liegen. Es ist jedoch darauf zu achten, daB der Strom
in den AnschluB R einen Wert von I = 10 mA nicht uberschreitet. Auch hier ist der Ein-
flul des Widerstandes auf die Abhdngigkeit U .4 = (Iry) zu beachten.

— Fiir die Typen mit externen Frequenzkompensation ist ¢in Kondensator zwischen den dafiir
vorgesehenen AnschluB zum Ausgang zu schalien. Der Kondensator sollte nicht kleiner als
1 pF sein.. '

— Fiir A, = 0 dB ist eine Kapazitit von 47 pI erforderlich.

— Beim Einsatz der Doppel-OPV bei niedrigen Verstirkungen (A, < 20 dB) kann es zum
Schwingen dieser- BE kommen, Fiir Kleinsignalbetrich geniigt es oft schon, den Ausgangs-
strom I, 7zu erhohen.

Ansonsten sind zusitzlich externe Beschaltungen notwendie.

— Beim Einsatz als Folger benétigen die Doppel-OPV eine umfangreiche externe Beschaltung,
um das Schwingen zu unterdrucken.

— Bei den Doppel-OPV B2761 13/B 2765 D licot das Ubersprechen zwischen 110 und
120 dB (typisch) fir Betrieb auBerhalb der Begrenzung, gemessen bei 1 kHz.

— Bei positiver Begrenzung eines Kanals treten beim Doppel-OPV im anderen Kanal Ver-
schiebungen der Ubertragungskennlinie auf, die mehrere hundert pV betragen konnen.
Dies zuBert sich i einem Absinken der Verstarkung bis um 3 dB und Verschiebung der
Offsetspannung bis um 1 mV. Diese Verkopplung ist verstarkungsabhangig und bei den
Tvpen im weitesten Temperaturbereich medriger. '

— Die TTL-kompatiblen Tvpen besiizen keine Moglichkeit der Frequenzkompensation. Diese
BE sind bei Verstarkungen A, = 60 dB zubetreiben, Sic eignen sich deshalb vorrangig
fiir den Einsatz als Schmitt-Trigger und Komparatoren.

— Bei der Zusammenschaltung mit TTL-Gattern ergibt sich der max. Ausgangslastfaktor fiir
L-Signal: .

Tor, = max. Ausgangsstrom der OPV bei

Us L2 |.-Potential

N=TI~1 —R Ty, = Eingangsstrom der TTL-Gattern bei
....Ql-‘...._.....!.*. I L-Potential
L UC(‘Z = Betricbsspannung der TTL-Gattern

Der Widerstand Ry ist so zu dimensionieren. daB abhiingig von der Anzahl N der ange-
schlossenen TTL-Gattern und unter Beriicksichtigung der TTL-Eingangsstréme Ijy und
des Ausgangsstromes Ioyy des OPV ein H-Signal von mindestens Upy = 24 V entstehts

Ucca— Ui

RL‘='
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— Fiir di¢ Vierfach-OPV B 4761 D B 4765 D eelicn die Applikationstinweise der Doppel-
COCPVE2IRID BI27653 DD
Ee ist darauf ze uchren, dald bei den Verstiirkersvstemen 1 und 4 sowie 2 und 3 Verhepp-

lungen autireten konnen,
Die Verkopplunzen -mid bein B 4765 I micdiizer als beim B 4761 D,

Miglichkeiten der Schwingunterdrickung

B 11-65 AT HE85 B 11-65 AS HR5
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Mggliche Beschaltung als Folger
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e T C500D,C501D,C502D

..B.ET-: Analog- bzw. Digitalprozessoren

Die integrierten Schaltkreise C 500 D, €501 D und C 502 D sind Bestandteile eines integrie-
renden A-D-Umseizer-Systems fur den Authau von hochwertigen Digitalvoltmetern.
Der C 500 D ist cin Analogprozessor fir einen A-D-Umsctzer mit Gerauigkeit 412 Digit. Der
C 501 D ist cin Analogprozessor, der Bestandteil cines A-D-Umsctzers mit ciner Genauigkeit
von 3'/2 Digit ist. Der C 502 D ist ein dazugehoriger Digitdiprozessor zur Multiplexansteucrung
von 7-Segment-Anzeigen fiir max. 4'/2 Digit.
Bauformen: .G C500D, C501D

wd” C502D

Musse: =15¢g
Tvpstandard: C 500D, C501 D TGL 43084
cCsmD TGL 43085

Pinbelegungen 2
C 500 D/C 501 D C 02D

| — AIH Analogeingang High B — Steucrausgang B

2 — AIL Analogeingang Low DI — Digit 1, LSD

3 — UREFO Referenzauspang D2 — Digit 2

4 — UREFI Referenzeingang D3 — Digit 3

5 — AGND Analogmasse D4 — Digit 4

6 -— CR2 Referenzkapazitit D5 — Digit S MSD:

7 — CRI Referenzkapazitiit SA Scgment A

8 — B Steuereingang B SB — Scgment B

0 — A Steuereingang A SC — Segment C
10 — KO Komparatorausgang DGND — Masse
11 -—- DGND Digitalmasse SD — Segment D
12 — Uee.  neg Betrichsspannung SE — Segment E
13 — 10 Integratorausgang SF — Segment F
14 — 11 Integratoremngang SG — Segment G

15 — BO Puffer-OPV-Ausgang KO  — Komparatoreingang

16 — Uprcy  Pos. Betriebsspannung TR — Trigger-Eingang

17 — Coy Nullpunktkapazitat 0SZ  — Oszillatoreingang
18 — Cza Nullpunktkapazitat 20K — Ausgang

19 — — A — Steverausgang A
20 — -= Uce  — Betnebsspannung
Grenzwerte C 500 D. C 501 D:

min, max,

positive Betriebsspannung UCC+ *) 0 +18 v
neeative Betnebsspannung Uecel?) -18 0 v
Eingangsspannungen U Ucc- Ucc+
Komparator-Ausgangsspannung (Pin 10) Uge™™ 0 Uccy V
Komparator-Ausgangssirom —]OL“} 4] 2() mA
Ausgangs-Quellenstrome (Pin 3. 13, 15) In™*) 0 10 mA

*) Spannungen bezogen auf Anzlog- und Digitalmasse
**) Ausgdnge sind nicht kuizschlubfest
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e e ]

Grenzwerte C 502 D:

min. max.

Betriebsspannung Uece 0 7 V

Lingangsspannung KO, TR, OSZ Uy 0 559V

1.ow-Ausgangsstrome

— Segmenttreiber Top 0 120 mA

—- Digittreiber lor 0 40 mA
. — A-, B-, 20 K-Ausgangsstrom Tor 0 20 mA

High-Ausgangsspannung Ul (0 Uere

max. Verlustleistung Pyt LI W

*) Fiir die Eingidnge KO und TR sind zur Auslosung der Zusatzfunktionen kurzzeitig
max. Uy =9V zulassig.
**) Die Angabe gilt fiir &, = 30°C
" Bei hoheren Temperaturen ist eine Verlustleistungsreduzierung von 9,2 mW/¥ einzuhalten,

Kennwerte: C 500D, C501D fir 8, = 25°C, Upey = 12V. Ul = 12V, Upef = 1 V.
C, = | WF. Cpep: = | MF. Ry = 43K, fyy = 2,557,

(‘: = | ukF/(KP)
min. max.

Stromaufnahme y lec+ 20 mA

i(-(-_ ~18 mA
Komparator-Low-Ausgangsspannung UL
hei I'ﬁ'l. = 1.6 mA ﬂ_4“‘) W

 H-Finoangsstrom an den Steuereingingen A, B L
bei Uy = 2 ¥ 40 HA
1.ow-Fingangsstrom A und B I ,
1'-”. =N =300 J1A
1.incaritétsfehler beziielich '
,.full-scale™ Cs00D Fiin -1 LSB
4''2 Digit Auflésung  C501 D P -5 LSB
Referenz-Ausgangsspannung UQRef 1,12 132%
bei [{]RC'F = | mA
Umpolfehler C 500D Fr 1 LSB
am Endwert Cs0lD . LSB
Gleichtaktfehler C 500D Foeum 1 - LSB
am Endwert Ccs501D 5 1S3
bei U("h{ = +1V
Betricbsbedingungen C 500 D, C 501 D:
min. max.

Betriebsspannung - Uery =-Tee . 114 15 YV
Umgebungstemperatur o 0 76 °C

W
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Kennwerte C 502 D: 9, = 25 ‘C—S K

Stromaufnahme

Uf‘f‘ =525V
Low-Ausgangsspannung

— Segmenttreiber

U{‘C = 4,?5 Ay

— Steuerausginge A, B

Io;. = 2mA, Ucc = 475V

— 20 K-Ausgang

Iop = 10mA, Ucc = 475V
Low-Ausgangsstrom fiir Digittreiber
U = 4715V
High-Ausgangsspannung fur Digittreiber
Steuerausginge A, B und 20 K-Ausgang
IoH = ¢

High-Sperrstrom der Segment-Ausgange
UUH = 5.5 V

Low-Eingangsstrom KO, TR

-U((‘ = 5,25V

Uy =04V

High-Einganesstroin KO. TR

UCC = 525V

M= 24V
Oszillatoreinpang-Hish-Fingangsstrom
:U] =17V

TLow-Eingangsstrom OSZ

UIL =04V, UCC =5V

UI!.. = [}_ﬁ "v". UCC = rl' V
Betriebsbedinguagen. C 502 D

. Betriebsspannung

Eingangsspannung

Umgebungstemperatur

C500D,C501D,CS02D

min, max.
1
cc 110 mA
0s V
04 V
04 V
ToL ‘
.18 mA
UoH
4 v
|
OH
250 pA
I
1.6 mA
~Ii
1 mA
IHT+ 40 170 pA
IIH 500 HA
hl“.- 170 HA.
e 40 170 pA
Uce 4,75 525 V
Uy 2 55 ¥
UIL 0 ng Vv
9, 0 70 °C
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'C500D,C561 D, C502 D

Wahrheitstabelle der Segment- und Digitsusginge

bei aktiven Digits Ausgabe Scgment

E
0 L L I L L H
1 H L L H H H H
2 L L H L L H L
3 L L L L H H L
4 H L H H L L
Di, D2, D5 B 5 L H L L H L L
6 L H L L E A L
7 : L E. =H H L H
8 L L L L L L L
9 L L L H L L
~{) L H H L., H H L
~1 L L L L H H L
D5 ~+() H H H H L L L
+ 1 I L L H L L L
Blockschaltbild C 560 D, C 501 D:
C (0/01 A1 HB85
integraior
AGD s 1 e
= Pl PR
S— semin sk e )
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e, .

Blockschalibild C 502 1D):
C (/01 A2 HES

POR-bursnang

Conr
T1 T Tewor |
L e
| ) il F Gber. 31
| [ Hegister _!'4'”—"—‘1 —
e b— ! ; cm_f;
[ e jot [ L gt 25000
GMD - - | B CSnD
[ [ .
H | Lo L
: J 4 Yiout I
! -5 egment - 1 : I
| derpder und M TLLE T L i
| = Trober arwaeTung [
1 | |
N ) ) e ?-‘:EHJ+—“_ sorisr ity
Ausgon !
IV GLV7 sisingee
LED De=pinne mal
g ssmes Anooe
Anwenderschaltung

32 (C 501702 12)- baw, 4'/2 (C 500/02 D)-stellines DVM:
Analog- und Digitalmasse sind auf der Platine getrennt zu fihren und werden an einern Massce
punkt am Netzteil zusammengeschaltet!

CO0/01 A3 HES

T
-
B
—ih b
e, A — 47
ikiggn
k - s ]
Lyt BV e A
5000
‘T“"'"‘" el wk (0]
Arciogmanse ‘:" 330 ': Jl-m ~ | lli
. T 1 U ; cso2e | :I
- " & 1 Ll
| Tod I |
L ] g _ —_—
!._ir_. - 1 TR 1: : !—._j . _.-I
' s =y [ =
|' n % LAY || o] ]
Db b2 l DY oL 03 P2 v
¥ €5 Seprmend
A = b =
i ¥ <E¥
L (=] > T
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C500D,C501D,C502D

Applikationshinweis

Eingangsspannungsbereich:  /Uy./ = 2 - Upgp]
Fiir allgemeine Anwendungen ist fir R, Cy die Bedingung:

RC, > - UEsL it

1l = Integrationszeit der Eingangsspannung

/Ugg/ = Betrag der max. zu verarbeitenden Eingangsspannung
IUC_\(.*’ =

crgibt.
Pimensionierungshinweise

— Referenzeingangsspannung

— Analogeingangsspannung,
zwischen pin 1 und pin 2

— max. Aussteuerung des Puffer-
und Integrator-OPY

— Gleichtakteingangsspannung

—_ Kapaziti.it::n (?x* Crer &

— Integrationswiderstand

32

min
U REFI 0,1
Up
+Uopv
Ucm oy
Ry 30

typ.

= | o

43

max. moglicher Integrationsschub an C,, der sich aus dem Betrag der max. Aus-
- gangsspannung der internen OPV und des Betrages der max. Gleichtaktspannung

max
5 VYV
10 V
Uec V
5V
UF
100 kOhm



CS504D

I2L-Digitalprozessor. fiir 3'/2- und 4'/2 breite Ausgangsinformationen und Zusatzfynktiensn fus
den Einsatz im Zusammenhang mit dem € 500 D und C 501 D.

Bauform: L
Masse: =5
Typstandard: TGL 43268

Pinbelegung
QA BCD 2°

1

2 OB BCD 21

3 3, 6 BCD 22

4 — fret

5 QD BCD 2?

6 D1 Digit 1, LSD
7

8

9

D2 Digit 2

D3 Digit 3

D4 Digit 4
10 DS Digit 5, MSD
1l == frei
12  UR Underrange
13 P Polaritat

14 GND Masse
Grenzwerte

Betriebsspannung
Eingangsspannung der Logik-
eingiange®)
Low-Ausgangsstrom
Tow-Ausgangsstrom P
H-Ausgangsspannung

15 A Control A

16 B Control B

ii EOC End of Conversion.

18 -- frei

19 OR Overrange

20 20K fogz/20 000

21 KO Komparator

23 Br Start

23 37/2, 4"/2 Digit-Umschaltung

24 BL Blank-Eingang

28 — frei

26 — frei

27 OSZ Oszillator

28 Ugc  Betricbsspannung
min. max.

Uece O 7 V

U 0 55 V%)

]GL 10 mA

10113 20 wA

UoH Uec

=) Zwecks Auslosung von Testfunktionen ist an den Eingédngen ST und BL kur:.zciﬂg

das Anlegen von Uy = 9V zulissig,

Kcpnwerte, bei ‘93 = (0..70°C

Stromaufnahme

U(C = 5.25 A%
Low-Ausgangsspannung

UCC — 4..?5 v

IDL = 6,4 mA

'High- Ausgangsspannung.

Tog = 160pA, U = 475V

min, max,
55 mA
04 Vv
24 \%

T T R e R e O T O i B I R O A N B S o o e ot
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C564 D

Eingiange auller Oszillator
Uee = 323V

Low-Eingangsstrom

U“_. — [LH A"
High-Eingangsstrom
UIH =20V

Oszillatoreingang UCC = 50 ‘\.

High-Eingangsstrom

Uy =17V
Up = 24V
Low-Eingangsstrom
U“ =05V
U]-; =04V

~ FluBspannung der Eingangsdiode
12 mA, UCL—"{?'\V

hei —]’
Retrichshedingungen:
Betrichsspannung

High-Eingangsspannung
Low-Eingangsspannung

Umgebungstemperaturbereich

Blockschaltbild:

C04 AL HSS

min. may.
L.
=i} HA
It
40 LA
Tt
+40 +170 A
LTER) +500 upA
]”1 =170 —4() HA
~Uyp 15 V
Uee 4.75 525 N
U 2 R,
N 2.1 55\
I_J!L () ng Vv
% 0 70 °C
‘.3:?!-&;/5 0K
Fyklus - Shpas i
Oz """liuhﬁ“t:!“? Hauptzahler ¢ zin: E’.;-:ker f
Teser _I T I r- hlglﬁ 1 :';-tat_-'Si_q_; 2t
Li :.,f :.j. L] I a1} L Faad
) 1 3 Lo | Steue- B
Zwrsches spercher | Lk rurg Egﬁ
—4 J.J_. 1} I— ;E ‘h I_[__ R
* L gt 4 | | Jecomcren
] 5 beet |_ +—- = Pol.
Reponcer [TT5]  Multelexer |1 fspecher ||
‘IL' 5; i IF ‘l l [ T ) .:
B 1, : i Flonken- i
i 1 &t L 1 I Hhﬂm%“u
! Tor1 = Tor 2
1t k] l |
DI234D5  CAQBOCQD
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Applikationsschaltung: C 504 D

C 04 AZ HRS

12V 15Y
" Uget » : . i

y T T L 2
an| m & I“"‘F 3208 I
20K I |
1K “ 8 25 i
| 7 3 i Umngatzrate
470 BSES 'T-:EH: UR . 2]‘3 Messg [ sec
2 s b [T :
: e 08
Bl —} A SF%
5 & i o0 — SF1R
1 - ) —
?@J‘:"gcg B ——+—
» $220 5040 ' |
3"‘: kont, 9 3 —
.
18 10 -
Cs00D k. l
13 [ 4
5""":5-,'-3 I~ W ST q
1% 5 % (el g |10 | 10 |12 O
oK 1,..4:»* Egﬂﬂrzl—-c""” T ¥l
! TR 1 T
1% L3N 2__1__5__‘:'_,! 4 11% bl
miﬂi--—“*“ <2 6 8 oo 5l . o0 N 2
HE i i it Gl 1
21 %1 % s
e wl L8
- m & ]
V2 = =J2Y/EV & 51 1 & o T
D PG

AM und O am Netztel zusommentidren

Beschreibung der Ein- und Ausgiinge

QA, QB, QC, QD — BCD-Ausginge

— Ausgabe einer Stelle (festgelegt durch das aktivierte Digif) des Tetztent MeBwertes.
Sobald die Umsetzung beendet ist (EOC — Low), wird der neue MeBwert ausgegeben.:

D1. D2, D3, D4, D5 — Digit-Ausginge

— Die jeweils aktive Stelle des auszugebenden MeBwertes wird durch Low markiert. Die Fort-
schaltung der Digits erfolgt in der Reihenfolge D1, D2, D3, D4, D5 ... nach jeweils 40
Taktcn (Modus 41/z Digit) am Oszillatoreingang. Die Ausgangssignale sind beziiglich Low-
Zustand nicht iiberlappend mit einem Abstand von 2 Eingangstaktimpulsen. Eine Daten-
iibernahme kann mit der H/L-Flanke erfolgen.

P — Polarity, Vorzeichen

— An .diesem Ausgang wird das aktuelle Vorzeichen des MeBwertes ausgegeben. Positive
Eingangsspannung wird mit Low und negative Eingangsspannung wird mit High gekenn-
zeichnet. Die Polaritit des nichsten MeBwertes wird ab dem Zeitpunkt des Ubergangs von
der Phase der Eingangsspannungsintegration (A, B = 1,1) zur Phasc Referenzintegration
(A, B = 1,0 oder 0,1) ausgegeben.

R e T T T e e, i P o v SR e e < e T TR e R
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W

A, B — Steuerausgiinge A, B

— Es wird in kodierter Form der Zustand des ADU ausgegeben, wobci die Siznale zur Steuve-
rung des C 500/1 benutzt werden.

A B Bedeutung

0 0  Auto-Zero-Phase

1 1 Integration der Eingangsspannung

1

0

20 K — fyg7/20 000 ]

— An diesem Ausgang wird dic durch 20 000 geteilte (im 4%z Digit-Modus) hzw. die durch
2000 geteilte Oszillatortaktfrequenz ausgegeben. Es werden positive Impulse mit ciner Im-
pulsbreite von 4000 (im 4'/2 Digit-Modus) bzw. von 400 Oszillatortakten (im 3'/2 Digit-
Modus) ausgegeben.

EOC — End of Conversion
— EOC stellt die logische Verkniipfung der Steucrausgange A und B dar:
EOC=A+B
Das heiBt: EOC geht auf Low, sobald die Umsetzung mit der Komparatorflanke vomm C 500
beendet ist und geht nach der Auto-Zero-Phase (A, B = 0.0) mit der Umschaltung auf
die Phase zur Eingangsspannungsintegration (A, B = 1,1) wieder auf High.

UR — Underrange _

— Mit diesem Ausgang wird durch Low angezcigt. ob der umgesetzte McBwert zahlenmiBig
kleiner als 1000 (im 4'/2 Digit-Modus) bzw. kleiner als 100 (im 3'/z Digit-Modus) ist. Die
Ausgaben erfolgen grundsitzlich nur wihrend der echten Auto-Zero-Phase. Zu allen ande-
ren Zeitpunkten liegt dieser Ausgang auf High.

OR — Overrange

— Eg wird mit.Low angezeigt, ob der MeBwert zahlenmiBig als 19 999 (41/2 Digit) bazw. gri-
:er als 1999 (32 Digit) ist. Die Ausgabe erfolgt wahrend der Auto-Zero-Phasc. Dic Aus-
gangsimpulsbreite ist gleich 2000 (3'/2) eder 20 000 (4'/2) Eingangstakte.

KO — Komparator _

— Dieser Eingang wird mit dem Komparatorausgang des C500/1 beschaltet. Es wird hier
die Polaritit des Eingangssignals als auch der Nulldurchgang bei der Referenzintcgration
(Komparatorflanke) detektiert.

ST — Starteingang

— Liegt an diesem Eingang ein statisches Low-Signal, so werden zyklische Umsctzungen durch-
gefiihrt. High fiihrt zum Stop nach der aktuellen Umsetzung und ein Festhalten des Auto-
Zero-Zustandes (A, B = 0,0). Zum Starten ciner cinzelnen Umscizung genugt cin Kurser
Low-Impuls (IP = 10 ps) wahrend A, B = 0,0.

) : o .
EIE Integration der positiven bzw. negativen Referenzspannung
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M

0SZ — Osazillator .. A

— Uber diesen Eingang erfolgt die Taktung des C 504 D. Dies kann auf zwei Arten erfolgen:
a) AnschluB eines Kondensators nuch Masse; die Taktung erfolgt intern
b) Ankopplung eines externen Generators mit TTL-Ausgang

BL — Blank-Eingang

— Durch ein Low-Signal an diesem Eingang werden die Digit- und BCD-Ausginge fiir die
Dauer dieses Luw-Zustandes auf High gesetzt. Diese Ausginge liegen damit auf dem in-
aktiven Zustand.

31/2 /4772 — Umschaltung Auflésung

— Bei Low am Eingang arbeitet der C 504 D mit voller Auflésung. Bei High am Eingang wird
- tern eine Zihldekade iiberbriickt, so daB die Umsetzrate bei gleicher Oszillatorfrequenz
um den Takter 10 erhoht wird. Dabei werden auch alle Digitausgange bis auf D1 nach-
einander aktiviert. Die Fortschaltung erfolgt mit der durch 20 geteilten Oszillatorfrequenz.
Des weiteren treten auch die bei den einzelnen Ausgangen besprochenen Anderungen ein.
Damit werden fiir eine Umsetzung im 3'/2 Digit-Mode insgesamt 8000 Oszillatortakte be-
notigt. Entsprechend verkiirzen sich auch die einzelnen Phasen der Umsetzung.

Der C 504 D bildet im Zusammenwirken mit dem C 500 D oder C 501 D einen 4/2 Digit bzw.
31/2 Digit AD-Wandler mit einer gemultiplexten Ausgabe des MeBwertes im BCD-Format.
Die Ankopplung an den Analogprozessor C 500/ erfolgt wie beim C 502 (3) iiber die drei
Steuerleitungen A, B und Komparator KO. Der Steuerablauf erfolgt ebenfalls so, daB mit der
Umsetzung das Dual-Slope-Verfahren mit einer zusatzlichen Phase zur automatischen Offset-
korrektur (Auto-Zero-Phase) realisiert wird. Gegeniiber gem C 502 D sind beim C504 D zu-
sitzliche Steuer- und Ausgabemoglichkeiten vorhanden;

— Umschaltung 31/2 Digit-Mode / 4'/2 Digit-Mode

— Blankeingang fiir die BCD- und Digitausgange

— Starteingang (statt Triggereingang)

— extra Vorzeichenausgang

— Uberlauf- und Unterlaufausgang

— Ausgang ,,End of Conversion™®
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Taktdiagramme
C04 A3 H8S
Dsz_tum.wmu.';:i -
D1 ‘—4, — _’|L.__£
D2 !l { 1 *[1_ _
1L | -
03 : S SRR 3
|I P b :r_.__.__+_._____..i____
D4 i] f !III 1 T— T -
os ik — N
I .
BCD X 1 i 5 4 X -
| 4 I || £

t 1 2 38 Oszillatortakte (472 Digit)
18 Oszillatortakte (3/2 Digit)
t2 2 2 Oszillatortakte (3'/2. 4'/2 Digit)
Die Umschaltung des BCD-Wertes auf den aktuellen Stand erfolgt stets 2 Oseillatortakte vor
Aktivierung des entsprechenden Digits,

C 04 A4 H85

Auto-Zero U;dntegration _ 4200 Upas-Integration Auto-Zerd
4200
0 20000 40000 60000 80000/0 20000
2000 4000 6000 8000 /0 2000
05z [ |
KOMP / | |
(6500 L i,f,r I NEITRRRRRA AR AR TERRARY SRRIIARAR
]
Control A i I L
wl’d. B_ el _‘}1‘ /} \\\\ \
™ '
Eoc 2 A 5N | -
\ N |
Sign. I LTI TT TNy . v
' |
UR IO T i -

e

oR __ruuu_ru:n 1
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[
C04 AS H85
Auto-Zera  IUj-Integration | Ugef-integration ] auto-Zero
20000 40000 60000 mG”'j[ 0 it
! i '
KOMP | : o
iC500 ! [— B
mirol M h.—..——n-- . ~
r - |
ntrot E_m = X '-———a-—
Eoc [ \ e -
yign. L\
|
UR ruwm.u.m;l -
On J; _________,__a\- [‘I‘_
C 04 A6 H85
R}S 14 Cx
Komparator
+
St = 11
10— v ﬂ
! Inttgmlo; { DGND
Ur i S7 18 17 €ge 10 Digital -
20— T 4* o
- Cl Sitl HU prozessor
a
3 Lo 2,.8.C502D
} 5 Cs0s D
s ' Logikdekoder e e
AGNOIIll S5 | S
L fur S| bis St oA =
5
" CRef 6 9
Interne Referenz-
Il
2 % quelle '1
4 3
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Intcgrierter 3-Digit-Analog/Digital-Wandler nach dem Dual-Slope-Yerfaliren (2-Flanken-Inte-
aration) zum Aufbau von dreistelligen Anzeigegeraten.

Bauform: D TGL.26ATL

Masse: =15¢

Typstandard: TGL 32014

Pinbelegung
] — BCD-Datenausgang Qg - 9 — Nullpunktabgleich
2 —— BCD-Datenausgang Qa 10 — Eingang ..low™
3 — NSD-Digitausgang (folgendes Digit) 11 — Eingang . high"
1 — MSD-Digitausgang (hochstwertiges 12 — Integrationskondensator
Digit)
5 LSD-Digitausgang (letztes Digit) . 13 -— Endwertabgleich
0 — Hold-Geschwindigkeitsumischaltung 14 — Betricbsspannung U
7 — Masse 15 — BCD-Datenausgang Q¢
8 — Nullpunktabgleich 16 — BCD-Datenausgang Qp
Grenzwerte
min. max.
Betriebsspannung Ucc. 0 +7 Vv
Fingangsspannung am Anschluf 11 UiH —15 +15 v
Fingangsspannung am Anschlufl 10 U -15 +15 V¥
Spannung an den BCD- und ;
Digit-Ausgangen. - Uon 0 +7 V
Spannung am Anschlul 6 ; Us 0 +7 ¥V
Leirichshedingungen
min. max.
Betriebsspannung Uce 4,5 55 ¥
Eingangsspannung zwischen den
Anschliissen 10 und 11 Ujo/11 —{),099 +0,999 V
Spannung fiir Geschwindigkeits-
umschaltung — Normal-Betrieb Ug 0 04 V
—- Hold-Betrieb 0.8 1.6 V
-— High-speed-Betrieb 3,2 55 V
Umgebungsieimperaturvereiciy I, 0 70 °C

140



Cs520D

Kennwerte (8, = 25°C—5SK. Ucc = 4.5..3,5Y)

min. typ. max.
Stromaufnahme bei ICC
Dep = 55N Li =12V 10 20 mA
Fehler der Gleichtakteingangs-
spannung bei Upm -1-1 +1+1 Digit

I..:m = L-r” = ITC'H

UCh‘i = +2()) l'l'l"t", U{"{"« = 5.5 V

L-Ausgangsspannung der BCD- UoL 0,4 V

Codcausgange bei -

Inp, = 16mA, U =355V

Lincaritiitsfchler") Fr +0,1%,%*1 Digit

1) Dic Fehlermessung erfolgt nach dem Abgleich des Nullpunktes und des Eudwertes (siche
Anmeikung zur Mebschaltung) bei den angsgebenen Einstellwerten.

Blockschaltungs

CI0A1185
12151 ’
. 5 3
r e S amemn. L S— L -P _]
13 Reterenz-] [oszidater | [Anpon— | |
quelle schattung | |
! ] T ) 1
; Terlerstulen _[m-piemr S5 o
153
] ) N :
No———- )il - Konfroll— Zahier
W] — | wodler Logik 5 I
o) komporatr | |
na I
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Einsatzschzitung

C20 A2 185

souf  WMF  eUcC e g -

— —
) elgees
3 N = 5F
p3 T3F
N R VQE 2%
I
El

o (O D (P

Pi — Nulpunktabgleich (N)

P2 — Endwertabgleich (V)

P3 — Geschwindigkeitsumschaltung
10K = Ry + Rz + Py = 50 kOhm
R;...Rg = 10 kOhm
R;...Rg = 0...1,0 kOhm

Bild 1: Einsatzschaltung des €520 D in Vesbindung mit LED-Anzeigeclemenien
mit gemeinsamer- Anode

Vorzeichen- und Uberlaufausgabe

— negative Verzeichen:
Dic Ausgabe erfolgt im MSD als BCD-Codewert ,HLHL® & 10

— positiver Uberlauf:
Die Ausgabe erfolgt in allen 3 Digits als BCD-Codewert ,HLHH" & 11

— negativer Uberlauf:
Die Ausgabe erfolgt.in allen 3 Digits als BCD-Codewert , HLHL" & 10
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C520D

___,_____._._—_—_-—m_—-—l——-—_'
Ausgangssiufen
— Die BCD-Codeausgiinge sind open-Kollektorstufen.
— Die Digitausgangsstufen sind open-Kollektorstufen mit intern vorhandenen Kollektor-
widerstanden von 1 KOhm.
Dic Ausgiinge sind damit nicht TTL-kompaubel,

MeBwertausgabe
Die Ausgabe der BCD-Codewcerte erfolgt digitseriell in der Reihenfolge MSD, LSD und NSD,

MeRschallung
C20 A3 185

033 Uce
UE:U 55V
_ 6 }-12 16
) 1 .3
Eingang H }———I—O— 4
\S3 3 Kontroll-u.
. 10 1
gingang.l’ >»—e—o— C520D B —Auswert -
F——O—1+¢— . -
15 __|logik
s IR
i SE,,:[-- s et e p—

% Ditkschichiregler i
mit Spindel Uce
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C520D

Anmerkung zur MeBschaltang

Nullpunktabgleich

Die Schalter $2, S3 und S4.1 bis S4.4 sind geschlossen und der Schalter S1 wird geoffnet. Der
Nullpunktabgleich erfolgt, indem die Nullpunkteinstellung (Anschliisse 8 und 9) solange variiert
wird, bis die Digitanzeige auf ,,000* schaltet.

AnschlieBend erfolgt der genaue Abgleich des Nullpunktes dadurch, daB der Umschaltpunkt
der Digitanzeige ,,000* auf ,,001* eingestellt wird und die sich dabei einstellende Steuerspan-

nung gemessen wird, .
Danach wird der Bereich ,.001* (Umschaltpunkt)bis. ,,—01* in maximal 16 gleichgroBen Quanti-

sierungsschritten durchfahren und die Steuerspannung am Umschaltpunkt der Digitanzeige

,,000* auf ,,—01** gemessen.
Aus diesen beiden Steuerspannungen wird der Mittelwert gebildet und mit dieser mittleren
Steuerspannung der Nullpunkt eingestellt.

Endwertabgleich

Die Schalter S2 und S4.1 bis 4.4 sind geschlossen, und die Schalter S1 und 53 sind gedffnet.
Der Endwertabgleich erfolgt am AnschluB 13 bei einer Eingangsspannung von U, = 900,00 mV
=+ 0,09 mV ebenso wie der Nullpunktabgleich. Die Messung der Steuerspannung -erfolgt in
diesem Fall zwischen den Umschaltpunkten ,,899* auf ,,900* auf ,,901" der Digitanzeige.
Dieser Bereich wird wieder in maximal 16 gleichgroien Schritten quantisicrt wnd die Steuer-
spannungen dex beiden Umschaltpunkte gemittelts
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C5650D,C565D

W
Monolithisch integrierte Digital- Analog-Wandier mit ciner Auflosung von 10 bit (C5650 D)
bzw. 12 bit (C 565 D). Sie besitzen eine integricrte temperaturkompensierte Z-Dioden-Refe-
renzspannungsquelle und einen Stromausgang. Die notwendigen Gegenkopplungswiderstande
fiir den AnschluB eines OPV als Strom-Spannungswandler sind mit integriert,

Bauform: K

Masse: =5g

Typstandard: TGL 43159

Pinbelegung

1 — nicht belegt 13 — Bit 12 "nurC565D
2 — nicht belegt 14 — Bit 11 nur C 565 D
3 — positive Betriebsspannung (Uccy) 15 — Bit 10

4 — Referenzspannung-Ausgang 16 — Bit 9

5 — Referenzspannung-Masse 17 — Bit 8

6 — Referenzeingang 18 — Bit 7

7 — negative Betriebsspannung (Ucco) 19 — Bit 6

8 — Bipolaroffset-Eingang 20 — Bit3

9 — Stromausgang DAU 21 — Bit 4

10 — Widerstand 10-V-Bereich 22 — Bit3

11 - Widerstand 20-V-Bereich 23 — Bit 2
12 — Masse 24 — Bitl

*) Beim C 5650 D an Masse schalten

Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

min. max,
positive Betriebsspannung. Ucct 0 18 V
negative Betriebsspannung Uccsz -18 o Vv
Spannung am Wandlerausgang: Ug -3 12V
Spannung am Referenzeingang, ;
'Bipooffseteingang und am Widerstand
fiir den 10-V-Bereich Utg,10,8 -12 12 ¥
max. Sperrschichttemperatur -5 150 °C
digitale Eingangsspannung Ullll’...24 -1 7 \'
Alle Spannungen sind auf Masse bezogen, :
‘Unbenutzte Eingénge sind auf Masse zu legen.
Elektrische Kennwerte, giiltig fiir 9, = 25°C£ 5K

min. max.

Stromaufnahme
Ucctr= 18V+0,18V Icct S mA
Uy =-18V£0,18 v
Uy = 13u24=7 V035V

PSRN S AR T
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C 5650 D, C565D

Stromaufnahme
UCCI = 18vVv+idI8V
LCC" =-18V+0.18V

UIH-— 13 ?4 ?V+U1p'\‘r'?
Eingangs-High-Strome
LJ(‘“ = 15V075V

Uccy = -15V£075V
Upy = 13..24 -_rmvﬂnn

Eingangs-Low-Strome

UCCI =15V075V

Uecy =-15V 2 0,75V

Uy = 13.24 =08V 0016V
Ausgangsstrom

Referenzausgangsspannung

Lincarititsfehler mit interner Referenz?)

Ucey = -Uge = 114V 20,114V
Differenticlle Nichtlinearitat®)
Uccr = VUeocz = 114V 20,114V

1) fiir C565D
2) fiir C 565 D1
3) fur C 5650D

4) bezogen auf dic Auflosung des Wandlers

Betriechsbedingungen:

pos. Betriebsspannung
neg. Betriebsspannung
Low-Eingangspegel

Ausgangsspannung fiir ungepufferfen
Betrieb des Wandlerausganges

Betriebstemperaturbercich.
High-Eingangspegel

-Ig
UORef

min,

1.6

5,875")
9,3%)
=g |

21.5%)
=3
<%

=279

-0,75°)

max.
Z5 mA
300 LA
100 HA
30 mA
10,125") V
1073 V
0,75") LSB
1.5%) LSB
0.5% LSB
1y LSB
22) 1SB
0,75%) LSB
165 V
-114 V
08 V
10 v
70 °C
35 V

____—M
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C 5650 D, C565D

Blogkschaltung:
C 65/650 A1 H85
M5B 158 B0
ET”E‘ e | .T B
i | 1! \200-Berech
L | L i
el ‘_L Y — ;
L - stromguelenscholier  —a& h1J IR
et ¥
v iderstondenet 7 wark —
s
L i ]
l’f 15 )
=Uge2 Andlog -Masse Qigital~ Movse
Anwenderschaltung:
10-Bit D/A-Wandler mit externer Referenz
C03/650 AZ 135
P 11
— OAC w‘t
.
+—desa
S0p E]?!-H 385080 I
eisye ey i
—
Ua Jip é_
~15¥ i TE
My, solt.
1 o ﬂ*
- (PELY i
Ry OlfseTabgiaich
R Endwariabgleich
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C5650D,C565D

C 65/650 A3 H85
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415V

Aol
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223
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[1
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Az Encwer|abgech

C65/650 A4 HB85
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C 570 D, C 571 D Analog-/Digital-Wandler

|

Die Schaltkreise C570D; C571D sind monolithisch integrierte Analog-Digital-Wandler fur
8 bit und 10 bit Auflésung.

Die Wandler arbeiten nach dem sukzessiven Approximationsverfahren. Da sich auf dem Chip
ebenfalls die Referenzspannungsquelle und der Taktgenerator befinden, sind die Wandler mit
geringer Beschaltung in kostengiinstigen -8 bit~ bzw. 10 bit-Applikationen ¢insctzbar.

Bauform: G 21.1.1,2.18 nach TGL 26713

Masse: =15¢g

TGL: 43269

Pinbelegungen
C570D C571 D -

1 i.V. Ausgang Bit 9

2 Ausgang Bit 8 (LSB) . Ausgang Bit 8

3 Ausgang Bit 7 Ausgang Bit 7

d4 Ausgang Bit 6 Ausgang Bit 6

o] Ausgang Bit 5 Ausgang Bit 5

6 Ausgang Bit 4 Ausgang Bit 4

7 Ausgang Bit 3 Ausgang Bit 3

3 Ausgang Bit 2 Ausgang Bit 2

9 Ausgang Bit 1 (MSB) Ausgang Bit 1 (MSB)
10 Ucct o Ucct .
11 Eingang Loschen/Startent (L/S) Eingang Loschen/Starten (L/S)
12 Ucc2 Uccz
13 Analogeingang Analogeingang
14 Analogmasse Analogmasse
12 Betriebsartenumschaltung: Betriebsartenumschaltung
16 Digitalmasse Mp Digitalmasse Mp
17 STATUS-Ausgang (STS) STATUS-Ausgang (STS)
18 i.Ve Ausgang Bit 10 {LSB)
Grenzwerte

min, max,

pos. Betricbsspannung, Ucct 0 7 %
neg. Betriebsspannung Uccz ~16,5 0 Vv
Differenzeingangsspannung
des Analogeingangs Ui3-14 15 15 v
Spannung am Steuereingang Pin 11 Uni 0 2§ \'%
Zulassige Spannung an den Ausgangen
im Tri-state-Zustand Voo 0 Ucct
Gesamtyerlustleistung Piot 350 mW'e

___w__-



C570D,C571D

W ey e = A T
Elektrische Kennwerte gelten bei 8, = 0°C * 5K und Sa =T70°C * 5K,
fiir CST0D bei 9, = 25°C + SK, Ugey =5V 5%,
Uy =-15V £ 5%, Die Fehlergrenzen sind auf die Auflosung
des jewsiligen Wandlers bezoger. )
Stromaufnahme ' Icet min, X
bei Uy =5V 5 mA
bei Uy = 0V 10 mA
Stromaufrahme Iccz
bei Ut =0V 15 mA
Ausgangsspannung, Ugr,
bei Igp, = 3.2mA 04V
Ausgangsspannung ' Upoy
bei Igy = 0.5 mA 2.4 Vv
Ausgangsleckstrom oo/
bet Uiy =35Y, Uﬂo =.00 und 4UPA
UDQ =35V
Linearitatsfehler IF !
CS57IDY) 1 LSB
C571D1Y) 1 LSB
C570D 0,5 LSB
')} ¥Fehlcodefreiheit wird fiir 10 Bit Aufldsung bei 9, = 0°C £ 5K
und 9, =70°CE£35K garantiert,
Nebenkenngrofen 9, = 0 bis 70 G Ucct = 5Y£5% U = ~15VE5%
g ‘ min, max.,
Umsetzzeit te "
C570D 15 40 s
C571 D 15 30 us
C 571 D1 15 30 us
Steuerstrom M/
oV=Un= UCCI HA
Linearititsfehler?) IFy/ 1 LSB
Endwertspannung’) Urs
bei Uss = ov
C570D 9383 10,03 V
C571D 9,87 1003 V
Ccs571 D1 9.87 10,03 V

2) Fehlcodefreiheit wird fiir ciné Auflésung von 9 Bit garantiert hir die Typen C 571D,

- C571 D1

3) ‘Werte gelten fiir das unbeschaltete Bauelement. Tm Anwendungsfall kann durch die Reihen-
schaltung von 15 Ohm in die Zuleitung zum Anschlug 13 diese Spannung um etwa 30 mV

angehoben werden. Abgleichméglichkeit durch 50 Ohm-Einstellregler.
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Mullpunktichler

Anschlull 15 offen
C570D
CsND
C 571 Dl

Offsstfehler
Cs570D
Us=0V C571D
C571 D1

Befriebsbedingungen

positive Betriebsspannung
negative Betriebsspannung
L-Eingangsspannung '
1lH-Eingang-ssr:-annuﬁg
Analogeingangsspannung, unipolar
Analogeingangsspannung, bipolar
Umgebungstemperatur

Informationswerte

Betriebsspannungsunterdnickung
bei cingestelltem Endwert fir

UCCI =45 V...S.S V und
UCCZ = -135V..-16,75V

Analogeingangswiderstand

max. zuliissige Spannungsdifferenz zwischen

Analog- und Digitalmasse
Umselzzeit

IFzp!

Fou/

Ucet

UL
UmH11
Unsu
Unse

min.

C570D,C571 D

min,

min.
4,5
-16,5

21

max.

max.
5,5
-13,5
0.8
5.9
10

70

max,

x1

LSB
LSR
LSB

LSB
LSB
LSB

S <<e< <<

e . St 8 e A T e Mk el s i S

kOhm
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C570D,C571 D

Blockschaltbild:

C 570 A1 HSS '
Det Va2 L/S - Eingang
wf e n ]
- S5k
Al °a . 3 oBit1(14SB)
[ - BaBﬂZ
Nig I'.; DAU| | SAR 7 6Bit3
-E 5
o | . | 3 6 BitS
. ‘ & '
o Bitb
Betriebsart- _ | ] o B ) ' 3 o Bit7
'umschaltung 15 T—+ -
> 25 Bit8(LSBC570D)
. o ' 1 o Bit9
I N 'L_.;t ® 81t 10(LSBCSTID)

: C570D
t
Wrﬂfurkuﬂmﬁ CSD
117 e
Status ~ Mp
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C570D,C571D

C 570 A2 H85

c
Umseizzeit

I t

l
—o . Startflanke
L/ S- Startsignal

T
-H-l-tp -l—J

ot b

N _‘ % ¥ of stqtussigfutm
—‘.l‘r B i

: Low oder i
Luwﬁggm hochohmig N e hochohmig 18

Daten : i Daten ! |
|

gultig |
|
tdi1,5p5
te =15...30 (40} us
ty -:D,SPS

S

Bei zu groBer Startimpu!sfrequenz wird die Taufende Umsetzung mit der folgenden L/H-Flanke
yon L/S gestoppt und mit der H/L-Flanke eine neue Umsetzung ausgelost,

C 570 A3 H85
+5Yo— @ .L 10 Ueet Vv
A/D |BIT
EW 100(50) ‘ "‘?’-‘I "':'I.I"; 1 .g_.qnm'q
o1 . Ui 2 B,
U;=0.10V : e
bzw. 25V | . |6
| 5
20-..50 5 f—0 o
; — 6 1 o > Datenausgange
! w5 R 7 o
. ! M 8 l—-ﬂ
Signal- A s U
fnasse 1
i 0 P oise,
L | 47n 17
-15V ~fec2 sTS F—o
L5sch-u. o- US| ¢5710 |Mp P2
Starteingang
R1 R2 R3 R4 RS
C570D 200hm 2,4kOhm  1,8kOhm  10kOhm 20 Ohm/LSB
C571D 10 Ohm 2,4 kOhm 4,7 kOhm 10 kOhm 5 Ohm/LSB

Finsatzschaltung des C 571 D mit Abgleichkomponenten (Fiir einfache Anwendungen konner
R2 bis R4 entfallen und R1 durch einen KurzschluB ersetzt werden).
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C570D,C571D

Ap{)liknﬂﬂll!‘ﬂiﬁlmﬂgﬁﬂ C 570 A4 HSS

+15V

-15v

Hochohmiger Vorsatz-OPV mit Eingangsschutzschaltung

C 570 A5 H8S

AU |
AD —e | PI0 ]
(LSB]

07, 00p-2— LB PN Y fmuﬂ_f—
€1 0—1AN (MSB) Datenbus
E20=—— el

L/S STS ¢ mmpuls - B
E30-—— C570 veriairang 1
: tie0Sus |0
Flo——— i _,._E,;_ :Ugm M gg_lm
£50-—— i S1S W-ENQIU " i BO__JuBsS
AD

i

8 o— AN 8
LS5 iy -
C 570

‘Mikrorechneranpassung von 8 ADU C 570 D (Multiplex) mittels PTO U 855
M‘“
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C570D,C57M1 D
. b BT i . Attt it Al i S
570 A6 HES

tp¥lus
JL
— A e TR
a gt é - 0E#
O TR . gl —m——"=
. =04 ’ " I> 3 3 =3
: ] ! + o
g , . Lice o—1 DR B2} L_;__ 2
i) | s B 3 ey B3|t - e oK E
59 | e 35— T O Gl _?%
¥ L edee . DB5 | g
e ! - | csnofSS | i T 4
& | ABR2—4—3  |Bst - .85
L RO S5 e CE |y |B7 + i 9""'-BEJ
| BB ||
i | E_ 3 | |
! . .
| | | = b PR |
i 4 B _.'
| |
| e N 87 |- i
Ly g F “m“i
L.._ Spie s A{*}[' L&
ADR 3} ———o 22W0

F

ADR 1 START b
ADR 2 HIGH-BYTE (Bit14) ¢ vom AdreNdenoder
ADR 3 LOW- BYTE (B 950} :

Mikrorechneranpassung (8 bit-Datenbus)
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C 5658 D Digital/Analog-Wandler

——

Der C 5658 D ist ein 8 bit Digital-Analog-Wandler. Er besitzt eine integrierte temperatur-
kompensierte Z-Dioden-Referenzspannungsquelle und einen Stromausgang. Die Gegenkopp-
Jungswiderstinde fiic den Anschlu ¢ines ORY als Strgm-Spannungswandler sind mit jntegristt.
Bauform: K

Masse: =S5¢

TGL: 43159

Pinbelegung

1 — nicht belegt 12 — Masse

2 — nicht belegt " 13—16 — sind an Masse zu schalten
3 — positive Betriebsspannung ( Ucer)

4 — Referenzspannung-Ausgang 17 — Eingang Bit 8 (LSB)
5 — Referenzspannung-Masse 18 — Eingang Bit 7

6 — Referenzeingang fiir DAU 19 — Eingang Bit 6

7 — negative Betriebsspannung (Uccs) 20 — Eingang Bit 5

8 — Bipolaroffset-Eingang ' 21 — Eingang Bit 4

9 — Stromausgang DAU 22 — Eingang Bit 3

10 — Widerstand 10 V-Bereich 23 — Eingang Bit 2

11 — Widerstand 20 V-Bereich 24 — Fingang Bit 1 (MSB)

Grenzwerte, giiltig fiir den Betrichstemperaturbereich

min. max.
positive Betriebsspannung Ucct 0 18 v
negative Betriebsspannung Uece2 ~18 0 A
Spannung am Wandlerausgang Us -3 12 \'%
Spannung am Referenzeingang, Usje,s,10 =12 12 Y

Bipolaroffseteingang und am Wider-
stand fiir den 10-V-Bereich

Alle Spannungen sind auf Masse bezogen.
Unbenutzte Eingange sind an Masse zu schalten,
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- C35658 D
w
Elektrische Kennwerte, giiltig fiir 8, = 25°C £ SK, Ury = -Uprer = 15V

*+5 % sofern nicht anders angegeben

min, max.
Stromaufnahme bei Iec
Uccr = Yoo = 18V=-1% / - 5 mA
UIHIT...E*# =35V 5%
Stromaufnahme bei Icoa
Ucci =Yg = 18V-1% ~25 mA
UmH17.24 =35V £5%
H-Eingangsstrome bei Iy :
U]-Hl?...'24 =55V+2% 0,3 mA
L-Eingangsstrom bei I,
Uy 1724 =08V £2% 0,1 mA
Ausgangsstrom -In
Up7..24 = U 16 30 mA
Linearitatsfehler Fr —1/2 +1/2 LSB
Differentielle Nichtlinearitit Fp —3/a +3/a LSB
Referenzausgangsspannung Uoret 9.3 10,7 V¥V
Informationswert
typ. Einschwingzeit bei :
Uccy = 15V+5% 150  ns
UC‘CZ =-=-15V*5%
Betriebsbedingungen
positive Betriebsspannung Ucct 114 165 V
negative Betriebsspannung Uce ~14.5 * =114 ¥
Low-Eingangspegel UL 0 08 V
High-Eingangspegel . Uy 2,0 55 V.
Betriebstemperaturbereich S, 0 70 o
Ausgangsspannung fiir ungepufferten
Betricb des Wandlerausgangs Usg ~1,5 10 v
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C5658 D

Blockschaltung:
C 58 A1 H&S
et MSB  oLSE o 60
3 2} 8
] ) —e20V Bergich
L ) m—m—niﬂ"f Bereich
Ref o— 10-Referen; : —— Ig
out =4 )
Stromquetlenschaiter ———o Wandlerausgang
Ref D-—B _ L
n .
P Widerstandsnetzwerk 1=
* 7 ‘5 2
. & o g &
'UCCZ Amm,;- .JIQ!'CCU. - Masse
Masse
Applikstiousheisplcie s o IR 9 -
e ' ' i
A yviy 4
. :—-——-| 8p II §esY |
C 58 ‘A.Z HSS :—;—_-_I- 1 5_‘ - _.+ -. .
::, [au-. 'D_J i
e - - = ]I::l-_j"llr‘ﬂ 47‘"5?‘ >
T 5658 D mit interner — TR |
Referenz und unipolarer 3 ] R
Ausgangsspannuny +15ve- “m:Jm‘
Uu = Uu-'t‘;ﬂ \"i Uu;_i'. 1() '1..,? HL i -
15V o -'Ua:ﬁ ;]'IH TV
'“'1'5‘”.!. 50 5_____*_{:}'_%#.?3(
{ 100% Ry
W P4 &-15V
§ Fio1 Rl . —
mI Qﬂi f
TR |
— Yon [ Ry Offsetadglech

ﬁ: Endwer lgpglesch

Die maximale Ausgangsfrequenz wird durch die Slew-Rate des OPV festgelegt.
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CS658 D

D/A-Wandler mit extemer Referenz ungd giner bipolaren Ausgangsspannung ‘

Uy = 210V @E5V)
C S8 A3 HB85
e thed .
© Pty E .
B Cac -
o Mk v e — —4
i 3 '.uq.'._ oSV
Lo |
‘: 15..rL-—-
f . L o
o 1'—;".5'9 | a-l/Y 9
] |
¢ sa5e D {lzmrﬁﬁwa l
150 -i'u::._' v
F T
fik o
R L.
HE‘MA m‘rﬁ'——'—|
!'11—2“1[: rlnj
& W) DR TR AT
ot
OPV: zz. B BOR2 D 1
: By AR
R2 Endw:iatglcich . i ":1i , B
i R, Origeiabgiath
R1 Nullpunktabgleich L ?
’ i b . P: LT TR RN 1.1oy
§eag "H'E.:.LH'_ ) gJ-r:' J«_? .._}"r L
~ 1
.-:, e

Programmierbarer Grenzwertschalter

C 58 A4 HSS

[ U » 0 +20V

20V

-

3™
La-‘ijb

-0 an "O *TUV

pac  |[1OV

e

—

Digital -
eingange

< Dl

st

CS56S8D

i

Wout TTL - Slgnﬂl

Tl

—
a)

[AM
D
Lor

M
o——-—
oyt
i
1K

12

+15V
-15V

BO

Raft
out

ORI . . R>

Ry 2 Offsetabgleich
Ry 2 Endwertabgiexch
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C 5658 D

8 Bit-DAC mit Stromausgang oder ungepufferter Ausgangsspannung

C?S AS HBS
24 f ISE*
o— 20Vfe---= -
C, S— DAC )
o— OVE-->
8§ Bit Ot :
Register 1ol 1
- - D_ "
2B.0582820 | o0—— !
I ICL"" ,I’_ i —-u":lIGul. bzw UC_‘U’E
I—W . 12K Tout =0 2mA
C 56580 i Motie - <19
) & [ asiess )
+150- Ucoy
2"7‘,: K 47K
.‘1_50—7 UCC2 BO — —s{}—
SMa 1K o
n 12IMp L
6 4
—2Ref Ref |-
in out W
q,jﬂz | _
K R4 Offsetabgleich
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B 555 D/B 5856 D Zeitgeber-Schaltkreis

L

Die Schaltkreise sind monolithisch integrierte Einfach- bzw. Doppelzeitgeberschaltungen. die
sich fiir prizise Zeitverzigerungen in einem Bereich von einigen Mikrosekunden bis zu zehn
Minuten und als Oszillatoren einsetzen lassen.
Weitere Anschliisse ermoglichen das Riicksetzen und eine Impulsbreitensteuerung.
Besondere Merkmale sind:

— Stabilisierung der Verzogerungszeit gegen Betriebsspannungs- und Umgebungs-

temperaturschwankungen

— Hohe Strombelastbarkeit der Ausgangsstufen

— TTL-Kompatibilitat

— Einfache AuBenbeschaltung
Der Doppelzeitgeber-1S enthilt zwei unabhiingige von einander arbeitende Zeigeberschaltan-
gen vom Typ B 555 D.

Bauform: B (B 555 D) 21.2.1.2.8 nach TGL 34160
C (B 556 D) 21.1.1.2.14 nach TGL 34160
Masse: =15¢g

Typstandard: B 555D TGL 34160
B 556 D TGL 42466

Pinbelegungen
B555D B 556 D
1 — Masse 1 — Ausgang fiir Entladung 1. Syst.
2 — Triggereinzang (Komp, 1) 2 — Eingang des Schwellwertschalters
1. Syst.,
3 — Ausgang 3 — Kontrollspannung 1. Syst.
4 — Riicksetzeingang 4 — Riicksetzeingang 1. Syst,
5 — Kontrollspannung, 5 — Ausgang 1. Syst.
6 — Eingang des Schwellwert- 6 — Triggereingang 1, Syst,
schalters (Komp. 2)
7 — Ausgang fiir Entladung 7 — Masse
8 -- Betriebsspannung 8 -— Triggereingang 2. Syst.
9 — Ausgang 2. Syst.
10 — Riicksetzeingang 2. Syst.
11 — Kontrollspannung 2. Syst.
12 — Eingang des Schwertschalters 2. Syst.
13 -~ Ausgang fiir Entladung 2, Syst,
14 — Betricbsspunnung
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BS55D/B5SS D

Grenzwerte, giiliig fiir den Betriehstemperaturhereich

BS5S5sD BSSeD min, MaX, "
Betriebsspannung Uece Uce 4.5 16 v
Ausgangsstrom 4 I3 ls(o) 200 200 mé
Eingangsspannungen U, Us(s) 0
s [.14{113} 1
Uy Us(11) () Ug 'C V
Us I;fizl:u_'] ()
Entladestrom 15 h(13) (0 100) mA
Gesamtverlustleistung Prot --- 600 mW
(&, = 70°C)
Piot 2 1200 mW
f\?“ = 55 °C)
Sperrschichttemperatur S Bi - 150 °C
Beiriebstemperaturbereich g, 9, 25 +By C
Lagerungstemperaturbereich 9., 9, —H) 125 *C
Eiennwerte: bei 8, = 25°C—5K. Us = Ug = U (B 555 D)
brw, l}¢{1u:| = lhs = U(‘{* ”5 556 D‘ll und
bei U = SV und 15V nur bei 5V, Werte in Klammern
B35 D I As6 D min.  typ. max.
Stromaufnahme lee 10(3,5) 15(6) mA
Us= 12V (4.5V)
Ua=7V(2,7V)
loe 20(7) 30(12) mA
L2 = [2V{45Vy
Llels) = T V(2.7 V)
Kontrollspannung Us Lla{11) U2.6) 10(3.3) 11(4) V
Uz = 3 V(0.7 V) Us(s; = 3 V(0.7 V)
1-Ausgangsspannung  Usp Us(shy 1(0,1) 2,5(0,35) V

Uz =7 V{2.7V)
Us=12V(4.5V)
Is = 100 mA(S mA)

H-Ausgangsspannung  Usyy

Us=8V(2,3V)
Lli = 3 %LT V)
~I3 = 100 mA

Us(e) = 7 V(2.7 V)
Uz(12) = 12 V(4.5 V)
[s(s) = 100 MmA(S mA) i

277 13,3
(2:73) (3.3)

Uslo)y v
Uz(12) = 8V(23YV)

Us(s) =3 V(1.7 V)

—Is{e) = 100 mA

W‘
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B555D/B5SS6 D

T e e e e T T T s e i e s

L—Auwng;s)pmmung

2)

3)

Schwellstrom

Triggerstrom

. H-Ausgangsspannung
4)

6)

Riicksetzstrom

Entladeleckstrom

BS55D

Usy,
Uz=7V(2,7V)
Us=11.2V(4,2V)
Ts = 100 pA
Us=8V 12V 8V
23V 45V 25V)
Uz2=5,7V(22V)

Is = 100 pA
Uz=3V 7V

0,7V 2,7V)
Us=04V .
Us = 8 V(2,3 V)
Ia = 100 nA

Is
Us=12V(4,5V)

~Iz

Uz2=0

UjH
Uz=3V-7V
(0.7V-=2,7V)
Us =8,7V(2,3V)
—Is = 100 uA
Uz2=45V(1,1V)
Us=8V(23V)
~la = 100 uA
Uz=3V=S7V
(0,7V-=2,7V)
Us=10V
Us=8V(23V)
~Ia = 100 uA

~Ia

Ua=10

17

Uz = 3 V(0,7 V)
Ur=12V(4,5YV)
Us=8V(2,3V)

B556D

Us(s][‘

Us(s) =7V(2,7V)
Uz(12) = 11,2 V(4,2V)
Ts(s) = 100 pA

U212) =8V 12V 8V
23V 45V 23V)
Us(s) = 5,7 V(2,2 V)
Is(s) = 100 pA

Us(s) =3V 7V
0,7V 2,7V)

Ud(10) =04V

Uz(12) = 8V(2,3V)
Us(s) = 100 pA

12(12)
Uz(12) = 12 V(4,4 V)

~Ie(s)
Use(s) =0

Us(s)yg

Us(s) =3V7V
(07 V2,7V)

U2(12) = 8,7V(2,3Y)
~Is(s) = 100 pA.
Us(s) = 4,5 V(1,1 V)
Uz(12) = 8 V(2,3 V)
—Is(e) = 100 pA
UE{!) =3V->T7V
(0.7 V=2,7 V)
Us(i0) =10V

Uz(12) = 8 V(2,3 V)
~Is(s) = 100 uA

—Ta(10)

Us(10) =0

11(13)

Us(s) =3V(0,7V)
Ui(13) =12 V(4,5V)
Vz(v2) =8V(2,3V)

mit. fyp, max,
04 V
04 V
04 V
0,1 0,25 uA
0,5 2,0 uA
]
13(3) Vv
13(3) \'
13(3) Y
0,4 1,5 mA
20 100 nA
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B 555 D/B 556 D

1) Funktionspriifungen der
Schwellspannung:

2) Funktionspriifungen der
Triggerspannung:

3) Funktionspriifungen der
Riicksctzspannung:

4) Funktionspriifungen der
Schwellwertspannung:

5) Funktionspriifungen der
Triggerspannung:

¢) Funktionspriiffungen der
Riicksetzspannung:

Blockschaltungen:
B335 D bzw. 1/2B 556 D

Schwellwert- ~ Rucksziz-
Us schalter ®iQang
ik .

Komparator 2

Us > UU'T
Uz(12) > Uz(12)p
Uz > UzT
Ue(e) > Us(s)y
Ua < U‘T
Ud(10) < Us(r0)p
Us <Uer
Uz(12) < Ua(s2)p
Uz < UzT
Us(e) < U‘(!}T
L!; > Ug-r
Ua(10) > Ua(hojp

B 55 A1 H#5

Masse

164

(aktiv) B 555D
(aktiv) B 556 D

(inaktiv) B 555 D
(inaktiv) B 556 D
(aktiv) B555 D
(aktiv) B 556 D
(inaktiv) B 555 D
(inaktiv) B 556 D
(2ktiv) B 555 D
(aktiv) B 556 D
(inaktiv} B 555D
~ (inaktiv) B §56 D

e e

I
Ausgangs- |

stuie l




B 555 D/B 556 D

Innenschaltung B 555 D

B 55 A2 HB83

—d

-
——
3
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B S55 D/B 556 D

L

A pplikationshinweise

DNer Wertebereich fiir die externe RC-Beschaltung sollte im Interesse einer optimalen Funk-
tion mit 1 MOhm 2 R 2 | kOhm und 10 uF 2 C Z 1000 pF gewihit werden. Bei geringen
Anforderungen an die Genauigkeit 1aBt sich der C-Bereich nach oben und nach unten um
etwa 1Dekade erweitern. Die minimale Haltezeit bzw. Taktperiode liegt ber etwa 1.5...2 us.
Beim astabilen Betrieb ld8t sich zum Erreichen von Tastverhiltnissen < (0.5 die Zeitkon-
stante durch eine Diode parallel zum Entladewiderstand zwischen dem AnschluB-Ausgang
fiir Entladung und Eingang des Schwellwertschalters C2 oder iiber die Kontrollspannung ein-

stellen.

Wird der AnschluB-Riicksetzeingang zur Ricksetzung nicht benotigt, sollte er mit U~ ver-
bunden werden. Wird dieser AnschluB mit Masse verbunden, liegt der Ausgang aufL-Po-
tential. _
Ein Blockieren der Schaltung ist iber den Anschluf — Kontrollspannungan U~ oder Masse
moglich.

Um ein sicheres Triggern auf der negativen Flanke abzusichern, sollte am AnschluB —
Triggereingang, Komparator i ¢in Differenzicrglied gegen Upre mit R = 10...50 kOhm,
C = 100 pF...10 nF verwendet werden.

Rei induktiver Belastung gegen U oder Masse sind die notwendigen Abfangdioden ein-

zufiigen.

Die Stromaufnahme steigt mit wachsender Schwingfrequenz bzw. Triggerwiederholrate. was
zur Erhohung der Verlustleistung fithrt, die auch im dynamischen Betrieb auf 600 mW
(B 555 D) bzw. 1200 mW (B 556 D) bei &, = 55°C begrenzt werden mub,
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BSS5D/B556D

'W
Anwenderschaltungen

Der B 555 D im astabilen Betrieb

B 55 A3 HSS
; _ .
oot , U Us Ry E L
™7 7 - 3
+RICIn
o s BS55D Y
_ Uglwe'wmng

Der B 555 D in monosiabilen Belrieb

B 55 A4 H85

1
Holtezeit t=RCIn j
1=,

Vec
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BS55SD/B556 D

T o e T T R S S

Arbeitsbereich als Zeitverzogerungsschaltung

B 55 ASHS8S5K
[ ]
b 7
W' L
1 .
P4 /1 b
o X E; :'i: S Z
§
B " V.
. 215
" a
n.‘ .’ .:'lm
o KR
/] Uge=Tv
ml
n¥e 2 »* 0? Wt 0"’ u* '
_—-!E-
]
Arbeitsbereich als Impulsoszillator
B 55 A6 H85 K
s e lomz- RS |
N N Vg =10V
w' |,
N A\
L N o
pF N -
N N, :
NERN & ¥
“ Ny My
B +—
v M HERN 1
b 2 n
N[ Ne [N ]
0 \ Y e Retl
N N 8"
\ !-.ﬂ_
: — (Ra *2Rg)C
vml
! 7y 0t o 0* 0 w0
T
A Ty T SR T L TR AT T T ‘_m
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B315D,E, K B325D,EK
B360 D,E,K B380D,E K

Integrierte Transistorarrays mit 4 npn-Transistoren ohne und mit Kihlkérper fiir industrielle
Anwendungen.

Besondere Merkmale: — erweiterter Spannungsbereich fir B 360/B 380
— Kollektorstrome bis 500 mA
— Integration unabhangiger. aber parametergleicher
[Tansistoren mit geringem AUgEg und &ho g

Bauformen: ,,C“ fiir B315D...B 380D
HLE“fir B315E..B380E
»F* fir B315K..B380 K

Masse: =1gfirB315D..B380D

=<1,5gfirB315E..B380E
=< 15g fiir B315K..B 380K

TGL: 42070 '

Pinbelegungen: siche Innerschaltung

AnschluB 11 ist mit der Kiihlfahne intern verbunden und Tiegt auf Substrat. Der Substrate
anschluB muB immer auf das niedrigste Potential gelegt werden (gilt fur alle Typen).
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B31SD,E,K B325D,E, K
B360D,E,K B380D.E,K

Grenzwerte, giiltig fiir dent Betricbstemperaturbereich

B 31SD.EK

max,
Kollektor-Emitter-

Spannung Ucgg 15
Kollektor-Substrat-

Spannung Ucsg 15
Kollektor-Basis-

Spannung Ucpo 20
Emitter-Basis-Spannung Ugpg
Kollektorstrom I
Impulsspitzenstrom I &
Basisstrom Ig
Gesamtverlustleistung ~ Pye
B315D..B380D

B3I15E..B380E

B315K..B380K
Betriebstemperatur-

bereich 9, =25
Sperrschichttemperatur 3

jmax
Gesamtwarmewiderstand Rthja
B315D..B380D
B3ISE.B380E
B315K..B380K

Elektrische Kennwerte
Statische’Kennwerte (8, = 25 °C ~5K)

Kollektor-Basis-Reststrom
Ucg =20V B315D.EK
Ucg =30V B325D.EK
Ucp = 80 VvV B360DEK
B 380 D.EK

170

B2SDEK  B3I6DEK BIRDEK
madx, max. max,
25 60 o vV
30 90 100 Vv
30 90 0 Vv
i Vv
0,5 A
1 A
= 0,25 A
13 w
1,8 W
4 W
bis +R5 -
150 i -
85 KW
({5 K/'W
30 KW
mir. max.
IcBO
=100 nA



B315D,E, K B325D,EK
B360D,E,K B380D,E K

P T LT PR S ——

min. max.
Kollektor-Emitter-Durchbruch- i
spannung ] e
lc=1mA B3ISDEK (BRIEEQ 15 v
B 325 DEK 25 V
B 360 D.E.K 6l) v
B 380 D.EK 80 v
Kollektor-Basis-Durchbruch-
Spannung U(BR)CBO
Ic=100uA B3ISDEK 20 v
B325D.EK 30 Vv
B 360 D,E.IC 60 v
B 380 DEK 80 s
Gleichstromverstarkung') boyg
U(."Ezﬁ‘b‘r: Icf—'ﬁnmﬁ -
Gruppe B 28 71
Gruppe C 56 140
Gruppe D 112 280
Gruppe E 223 560
Gileichstromverstirkungsverhiltnis
der Transistoren untereinander 0.8 1.25
Ucg =3V;Ip =50mA Kollektor-Emitter-Siittigungs-
Spannung
Ic=50mA,Tg = 10mA UCEspt 05 V
1) B 315 D,E K - Vorzugsgruppe D
B 325 D.E,K - Vorzugsgruppe D
B 360 D,E K — Vorzugsgruppe C
B 380 D,E,K — nur Gruppe B-D; Vorzugsgruppe C
Dynamische Kennwerte (3, = 25 °C - 5K)
Ubergangsfrequenz fr 60 MHz
UCE = 10 V,’, IC = 1lUmA
f=15MHz
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B315D,E,K B32SD,EK

B360D,E,K BJ3S0D,E, K -
O e T e e - R S g S A e

Innenschaltung:

B 15-85 A1 H85

B 15-80 A2 HES

Sub.|
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B31SD,E,K B325D,EK
B360D,E,K B380D,E, K

B 15-80 A3 H85K B15-80 A4H8SK
h21E 8315?3;»"’]&1@9 e o :'CE sat _
250 1 my B315¢/325¢
200 7/ - T
F—-_-.‘N
150 / = /
/ c \ 104
n‘t 10! 10° 1ﬁi - 17* IU1 mA
10° 10! 104
nzqg=tlic)
UCE=3V UcEsut.-.f“Ci
h2qg= 10
B15-80ASHRS K B 15-80 A6 H8S K
hoie | 336¢/380 o EEvgut o
—m
&0 & 4 e B360c/380¢
| }

s T /|
100;; - W s il /

b J‘
50 .
- le
010"’-“ T 12 0! :1 . 10 L
0 109 101 mz
ﬂm?f;‘f} UCE sqt= flic)
C: = h21E =10
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B3I0D,B341 D,B342D Transistorarrays

I T I T e el L P T e WA e T O B e B P T e e, G e

Integrierte Transistorarrays-mit 4 identischen npn-Transistoren fiir universellen Einsatz
B 340 D fiir allgemeine Anwendungen
B 341 D fiir rauscharme Verstarkerschaltungen
B 342D fiir Kollektorstrdme bis 30 mA (bei Beachtung der max, Gehiduse»

i verlustlestung)
Bauform: C 21.2.1.2.14 nach 1TGL 26713
Masse: =lg
Tl 35515 furB340D.B341 D

HWES 75498 fur B 342D

. Pinbelegung :
] — Kollektor T1 & — Kollektor T3
2 — Emitter TL 9 — Emitter T3
3 — Basis TL 10 — Basis 13
4. 1] — Masse 12 — Basis T4
5 — Basis T2 13 — Emitter T4
6  — Emitter T2 14 — Kollektor T4
@ — Kollektor 12

Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

min, max.
Kollektor-Emitter-Spannung, Ucko 15, ¥V
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 20 V
Fmitter-Basis-Spannung Uggo 58 ¥
Kollektor-Substrat-Spannung Ucio 3 Vv
Kollektorstrom B 340D, B341 D I 10 mA
Kollektorstrom B 342D Ic 30 mA
Basisstrom Ig , 5 mA
Wirmewiderstand') B340D, B341 D Rthja 20 KW
Wirmewiderstand B 342D Rthja, 170 X'W
Betriebstemperaturbereich 3, 25 +85 °C
Sperrschichttemperatur B340D, B341 D 9 125 @
Sperrschichttemperatur B342D &j 150 °C

1) gilt fiir den gesamten Schaltkreis
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Elekirische Kennwerte

B30D,B341D,B342D

Statische Kenmwerte (3, = 25°C & 5K)

Gleichstromverstirkung
Ucg =5V, Ig=1mA

UCB =5V, IE = 10 A
Verhaltnis der Gleichstromt-
verstarkungen fir alle mog-
lichen Transistorpaare
UCB = SV,IE-E 1mA

Differenz der Basis-Emitter-
Spannungen fiir alle mog-
lichen Transistorpaare

Ucg =5V, Ig = 100 pA
Basis-Emitter-Spannung
Ucg = S V. Ig = 100 A
Verhiltnis der Basisstrome
fiir aiie 6 moglichen
Transistorpaare
Ucp=>V, Ip=1mA
Ig=1mAundIg = 10uA
je Transistor

Basisstrom

UCB - SV’IE= 1mA

Kollektor-Basis-Reststrom
je Transistor
UCB =10V

Kollektor-Emitter-Durchbruch-

spannung je¢Transistor
Ic=35mA

min,
ha1E(T1) y
112
224
(g 30
M 1E(x) 08
h1E(y)
AUBETI/TI
Ugg
IgTi 0,8
IgTi
TBTi(tmA) 30
IgTi(10uA)
Ip(11)
0.9
7,1
3.6
1;3
Icpo
Ugric=o 13

typ.

190
250

1,0

0,5

600

75

140
280
360

3125

1,25

18
18¢c
9d
45e
100

LU I ="

n
-9
o

mV

mV_

LA
LA
LA



B340D,B3ID,BI2D

min,
Kollektor-Basis-Durchbnjichs U{_B RYCBO 20
spannung jeTransistor
Ic=100 LA
Emitter-Basis-Durchbrucls UR)EBO 5
spannung je Transistor
]E = 100 yA.

Kollektor-Emitter-Sattigungs« UCEsat
spannung
Ic=10mA,IJg=1mA

Dynamische Kennwerte (3, = 25 °C % 5 K)

Ubergangsfrequenz fr
f= 100 MHz
Rauschfaktor F

Ic =200 pA,f=1kHz,
Af =200 Hz; Rg = 2 kOhm

Ucg=5V

B 341

Riickwirkungskapazitit Cy1e

in Emitterschaltung

Ucg=5V,]c=1mA

f=1MHz

Vierpolparameter

Ucg =5 V,Ic=1mA, Bi1e

f=1Khz h 12e
hte
M2e
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typ.
65

7.2

150

210

3,0

2.5

1,0
220
10

mV

MHz
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" B3MOD,BMID,B32D

Innenschaltung

B 40/42 A1 H85

B 40/41 A3HESK
m
BI4G/ 242
b | "2E =Hieg] /

U.c_,l!“

e

2

v

125

T1

Applikationshiawelse

Der SubstratanschluB ist immer an das
negative Potential der Schaltung zu lesen.

B 40/42 A2 HB5 K
T CRIL TR ThPE TS
.‘1"-’. AELA
mn
800 \
400 13
330
200
=25 ] 25 5053 75 8%
L/ ——
il 1
B40/42 A4 H85K
I £75
| B40/3e)/342
% UgEcHJ‘]
_.F-:.‘.E_ \ Ucp=SV
m i \ Ig = 100 A
575
|
s \\
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B340D,B341D,B342 D

Veesar

mi

100

178

B 40/42 A5 H&S K

T

1 E
ia 340/3¢y/362 |

Ilu‘.BH:EB:I_'”‘%”
| lg= 00uh

BIL0/30/342

u
CEsal

hyg =1 |

? [ A
| |
!

i) i

0

-y

"Mrz
8340/341/342

B 40/42 A6 H85 K

0 / -
/ " B30/ 342

UCB: 5‘-?
150 - ; ]
4
10 10t m" 0
Tk .-
B 40/42 ABHES K

NIERERY

&00 !Iﬁ“ﬂ

Ucg =5V

im=100 MHZ
300
200 /
100
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B340D,B341D,B342D

B 40/42 A9HSS K BA0/4ZATDHSSK
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!Ranrameitr 10k 2 Ra=FPorameter
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B 3170 V, B 3171V Spannungsregler-IS fiir positive und
B 3370 V, B 3371 V negative Ausgangsspannungen

Integrierte einstellbare Floatingspannungsregler, einsetzbar fir Strome bis 1,5 A und Eingangs-/

Ausgangsdifferenzspannungen von
gangsd 3?.4{) Vg B3170V

3.60V B3171V
~3..—50V B3371V
it einer min, Ausgangsspannung von Ug.. = Uget=125V (tvp.).
Die Bauelemente besitzen keinen eigenen MasseanschluB und werden iiber ein Widerstandspaar

programmiert; sie besitzen Schutzschaltungen gegen Ubertemperatur und Uberstrom sowie
einen Soar-Schutz, -

Bauform: Q

Masse: =3g

TGL: 39704

Pinbelegung Pinbelegung

B3170 V,B3171V B3370V,B337T1V

1 — Einstellanschlu8, Uadj 1 — EinstellanschluB U‘adj
2 — Ausgang U 2 — Eingang —Uj

3 — Eingang Ug 3 — Ausgang-Uqg

Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturb ereich
B3170V B3171V

Max. Eingangs-, Ausgangsspannungs- Up 40 60 \'
differenz
Maximale Verlustleistung Piot 15 15 W
Max. innerer Warmewiderstand Ry i 4 4 K/W
Max. Sperrschichttemperatur 6]- 150 150 °C
Betriebstemperaturbereich 3, -25..85 -25..85 °C

B 3370V B3371V
Max. Eingangs-, Ausgangsspannungs- ~Up 40 50 \%
differenz ¥
Max. Verlustleistung Piot 15 15 w
Max. innerer Wiarmewiderstand Rthj o 4 4 KW
Max. Sperrschichttemperatur 8]- 150 150 °C
Betricbstemperaturbereich 3, -25,,835 =25.485 °‘C
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B3170V,B31711 V
B3370V,B3371V

Elektrische Kennwerte: B 3170 V, B3171 V (9, = 25°C— 5K und bei Verwendung

eines Kiihlkorpers mit Ry, = 4 K/'W)

min. max.

min. Ausgangsspannung Uomin 1,2 b v
(entspricht der Referenz-
spannung Ug.¢)
Up=413V(B3170V);U;=613V
(B3171V) . ;
min. Eingangs-/Ausgangsdiffe- Upmin 3 v
renzspannung
Iop=10mA..15A
Ausgangsstrom [-To] ' 15 A
bisUgp =10 A
AusgangskurzschluBstrom {-Tos] : 1,6 3.0 A
U[ =5 V, UG =0
Einstellstrom s AT 100 HA
Up=10V,-Ip = 10mA il
Eingangsspannungsausregelung !&UDU{
Ur=425V,Ug=U0omin
B3171V(Up=613V) 35 mV
Lastausregelung AU 30 mV
-Ip1=10mA;Igy=15A _
Brummspannungsunterdriickung SVR 60 dB

UI =10 V; UBRt:ff =3V;:f=100Hz
O0 = Uonmini-To = 10mA

Elektrische Kennwerte: B 3370V, B3371V (8, = 25°C -5 K und bei Verwendung
eines KU"II}EDFPI'S Rthka =4 K/W)

min. max.
min. Ausganpsspannung I-Uomin| 1.2 13 v
(entspricht der Referenz-
spannung -Up.¢) :
min. Eingangs-/ Ausgangs- I -Ubminl 3 v

differenzspannung
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B3170 V,B3171 V
B3370V,B3371V

Ausgangsstrom (bis Up = 10V) Io
AusgangskurzschluBstrom Ios
-Up=5V,Upn=0

Einstellstrom Iadj
U =10V;Ig=10mA

* Eingangsspannungsausregelung ! LUqys!
—UII =425V, _Uf}min
B 3370 V (-Upp = 41.3V)
B 3371V (-Uypp = 51.3)
Lastausregelung { AU |
-U;=4,25V,-Ug = -Upomin
Io;=10mA, I, = 15A
Brummspannungsunterdriickung SVR
-Ul = 10 V; UBRI‘.‘.‘ff =3 V F= 100 Hz

-UD = “Uomm; IO = J0mA
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B3170V,B3171 V
B3370V,B3371V

Blockschaltung B 3170 V, B 3171 V:

B 70/71 A1 HRS

[Stromversorg.

BlockschaltungB 3370 V., B 3371 V:

r x Hu
sistungsbegren -
ung
Uberstromschutz
Temperaturschutz
U,
Referenz- 1
ool Einst
quelle
B 70/71 A2 HR’S
- ¢ Utinat
1o
J_Ul

2
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‘B3170V,B3171V

B3370V,B3371V
_____—___—._——_—————l.—_l-_
. Anwenderschaltungen:

Grundschalungen
B 70/71 A3 H85

B 3170

URefiyp = 1,25 V= Uomin
Ug = Ugegx(1+ _1;{_ )+ R2/T,4/

Rl = 120 Ohm
B 70/71 A4 HES
1o - —
1..
n Enst
Uy et *mf" o
R2

) 8 3370
B B 33N -5 meep———g

UReﬁyp = 1*25 V= U(')min

“Ug = -Upeex (1 + - ) — /I4:/ - R2
R1 j

Rl = 120 Ohm

R
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B3OV, B3IV
B3370V,B3371V

Temperaturabhingigkeit der Ausgangsspannung fiir Bauelemente mit einer mittleren Ugq bzw.

fir verschiedene Werte von UD

B 70/71 AS H85 K
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1 S -
15 A N
\ o
i \\
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1,230
M-xr ﬁ : n 80 °C o
.'E ————re
Arbeitsbereich fiir eine sichere
Funktion als spannungsregler
B70/71 AThE5 K
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Verlustleistungsreduktion in Ab-
héngigkeit von der Temperatur

B 70/71 ABH8S K
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B3170V,B317LV
B3370V,B3371LV

Minimaler Laststrom in Abhéngigs
keit von der Differenzspannung,

B70/71 AYH85 K
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‘Brummspannungsunterdriickung in Ab-
hingigkeit von der Ausgangsspannung,

B 70/71 A11H8S K
= B 3170
L
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Up = 5v
®
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SR e
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Minimale Differenzspannung in
Abhingigkeit von der Temperatur
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Brummspannungsunterdriickung in
Abhingigkeit von der Arbeitsfrequenz
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B3170 V,B3171 V
B3370V,B3371 V

Abhingigkcit des Einstellstromes von der Temperatur, der Eingangsspannung

und dem Ausgangsstrom

B70/71 A13 HRS K BT0/71 A14 HE5 K
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B3170V,B3171V
B3370V,B3371V

Abhiingigkeit der Ausgangsspannung
vom Programmierwiderstand
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B3170V, B3I V
B3370V,B3371V

Temperaturabhingigkeit der Ausgangsspannung fiir Bauelemente mit ejer mittleren U

bzw. fiir verschiedene Werte UO

B 70/71 A21 HR5 K
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Arbeitsbereich fiir eine sichere
Funktion als Spannungsregler
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KurzschluBstrom in Abhingigkeit
von der Differenzspannung

B 70/71 A24 H85 K

FX
| 'fc{, =f{Up)
o
Jos LY i
IﬁiH. \
B “Ias
| |
pl—t ~Ipsrmen
1K i-
F-E vl
! i
35 \ \ l{ :l.?ll'”
B T
(I LR
I TTH
0 £0 8 ¥ &0
g ——w



B3170V,B317LV
B3370V,B3371V

Abhingigkeit des Einstellstromes von des Temperatur, der Eingangsspannung

und dem Ausgangsstrom

B70/71 A2SH85 K
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B3176V,B3171V

B3370V,R33711V
. . e —— e iliaerel

Minimaler Laststrom in Abhangigkeit
von der Differenzspannung

B 70/71 A29 H85 K

Minimale Differenzspannung in
Abhingigkeit von der Temperatur

B 70/71 A30H8S K

LY

oy 83370V
ey Ba371Y “Up mun+F)
L /‘ Y] iyl » DOV
L ] l 5 ]
T
/ 1
/ ~ |
3 - —o ! L:: I 15A '
f | /: 1 2 s M‘Ih:':- 4 __.:
/ /j’ , Ny A h""‘r-\
F y ’ | B
] r /:' - Uﬂ.' o T e A —
omn f‘ A' TEn e 1
/ - m;A \"'h..
jr ’d L ~
1 - L =
':—::u-: im'ﬁﬂﬂ.]
T balind = 100mY |
JE. = 23T 1 J
0 20 o V e -0 0 30 &) 90
uu — 1}{’: _—— =

Brummspannungsunterdriickung in.
Abhingigkeit von der Ausgangs-
spannung

B 70/71 A31 H35 K

Brummspannungsunterdriickung in
Abhingigkeit von der Arbeits-
frequenz

B 70:71 AS2 HRS K

Ly L Reg(”)
SVR - 1(-Uy) ' SR
a8 o a8 - -U =10y
~Uy-5V B
m . &j da 'f
n?h:ﬁ-_-t:l.-ﬂ' ::-
0 % | | &
~ N
%:::
t'm-hl
] 1 l 0
L
2 20 ]—- H 1
B30V | : [ 83570V
§ 53377 v 0 l i 1 g33nvr
: 33
0 20 0V 40 10 100 100 1*  1Pec 10°

f

] TR MR} 0 T R ST ot it =S TR R sl et |5 o S et s, 3wl

291



B3170 V,B 3171V

B3370 V,B3371YV

Appiikationshinwelse

1.

2:
(ca. 10 uF) nach Masse zuschaltbar.

3. Bei kapazitiver Belastung zwischen 500 pF und 5 nF (z. B, lingere Leitungen) sollte ein
Elko von 10 uF an den Ausgang geschaltet werden.

4. Bei KurzschluB des Ausgangs gegen Masse kann der Spannungsregler - IS mit einem Im-
pulsstrom von ca. 20 A belastet werden.

5. Die Beschaltung des Eingangs und Ausgangs mit ciner Diode in Sperrichtung schiitzt der
Schaltkreis vor hohen Ausgangs-Kapazitaten.

6. Die Masse des Widerstandes zur Ausgangsspannungseinstellung (R2) ist so nahe wie mdg-
lich an die Masse der Last zu legen,

Pt i ! -

Die Eingangsspannung. ist unmittelbar am Schaltkreis, mindestens aber nach 10cm Lei-
tungslange mit einem Elko = 10 yF gegen Masse abzublocken.
Zur Verbesserung der Brummspannungsunterdriickung ist vom EinstellanschluB ein Elko
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.A 277D LED-Ansteuerschaltkreis

Integrierter Schaltkreis zur wahlweisen linearen Ansteuerung von 12 Lichtemitterdioden in
Punkt- oder Bandbetrieb.

Bauform: G 21.1.1.2.18 nach TGL 26713

Masse: =15¢g

Typstandard: TGL 38011

Pinbelegung

1 — Masse 10 — LED 6

2 — Helligkeitssteuerung 11 — LED 5

3 — max. Referenzspannung 12 — LED 4

4 — LED 12 13 — LED 3

5 -- LED 11 14 — LED 2

6 -- LED 10 . 15 — LED 1 .
7 LED 9 16 — min. Referenzspannung
8 — LED 8 17 — Steuerspannung

9 — LED7 18 — Betriebsspannung U

—

Grenzweie, giltig fir de; Be‘.:lebdmpenmbu elch

rin. max.
Betriebsspannung Ucce 0Y) 189V
Steuerspannung U7 0 18 k'
max. Referenzspannung Us 0 18 !
min. Referenzspannung Use 0 18
Helligkeitssteuerspannung U, 0 18 Vv
Betriehstemperaturbereich 3, =25 +85 C

1) Bei Unterschreitung von 5,5V ist die Funktionsfihigkeit des Schaltkreises in keiner Be-
triebsart gewahrieistet.

2) Schaltkreis und angeschaltene Lichtemitterdioden konnen mit verschiedenen Betriebsspan-
nungen betrieben werden.
Die dabei am Schaltkreis anliegende Spannung darf 18 V nicht iiberschreiten.

- Sistleche Kenmverie -33 =25°C—5K,Upp =12V

min, typ. max.

Stromaufnahme Iee 4.5 10 mA
“LED = U‘J
Eingangsstréme Is 0,06 2 HA

Iz 0,06 2 LA

Lis 0,1 2 HA
Treiberreststrom
(Dunkelstrom der LED) 50 LA
T S e 1.3 Tl R e sl ST el i s T il
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A277D

Betricbsbedimgungen

Fiir die Spannung Uy g an den Anschlissen 4 bis 15 wird gefordert:
Uigp =20V fur I gp = 10mA

Uy gp £ 23V fur Ipgp = 20 mA

Acberishereich der Eingangsspanaung

Us. Uie. Uns - Obis62V

Fiir Upe = 9V sind foigende Bedinpungen einzuhaiten:

Us S Ucc—3V

Ui S Ve — IV

Die Helligkeitssteuerung U; wirkt im Bereich 0 bis 1V lincar auf die LED Strome,
Fiir Uz = Uge gilt: Der max. LED-5trom [ 1D may U Yo jeweligen Bauclunent abhingig
und liegt im Bereich ! = 26G:mA bis I = 35 mA.

Referenzspannungsdifferenz (Us — Use)

Punktbetrich 14 Vbs62V

Bandbetrnieb 1.2Vbis52V
Umschaltspannung, fur Band-Panki-Kennuag (Usg -~ L', )

Punktbetrich Uiz = Uy 00V

Bandbetrich Uig— U= 1,3V
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A277TD

Blockschaltung:

A77A1185

D12 3
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AZ2TTD

B i e e -

Appiiike ooshiewelse

—_ Bei Punktbetrieb konnen Treiberausginge unbeschaltet bleiben oder zusammengeschaitet
werden, wenn weniger ais 12 LED benutzt werden,

— Bei Bandbetrieb kénnen Dioden durch Kurzschlilsse ersetzt werden. Zur Stromibernahme
sind alle Treiberausginge zu benutzen. Dabei lassen sich Bandskalen mit weniger als 12 LED
realisieren.

— Wird der IS anders els in einer der beiden angegebenen Standardanwendungen beschaltet,
90 isi fiir die, der entsprechenden Betriebsart entsprechenden,. Potentialdifferenz zwischen
Pin 14 und Pin 15 zu sorgen. - :

— Im Band- und Punkibetrieh kinnen LED beliekiger Farbe und FluBspannung in ciner Skala
komnbiniert werden,

Lediglich auf die mirimale Treiberrestspannung Uy gpy entsprechend dem gewihiten LED-
Strom ist zu achten,

— Zur Vermeidung von HF-Stbrungen ist die Betriebsspannung abzublocken. Eine gering-
mg%e Abblockung am Steuereingang (Pin 17) wird empfohien, um eine Rickwirkung der
LED-Siromausginge auf die Stcuerspannung zu vermeiden,

— Der Helligkeitssteuereingang darf bei erwiinschten meximalen LED-Strom fest mit Upe
verbunden sein.
st dsr Helligkeitsstcusiciigang. nicht Leschaltet, so stelit sich der halbe masinale LED-
Strom ein,




A277D
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LED-Strom in Abhingigkeit von der U
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A277TD

Stromaufnahme:-des IS A 277 D in Abhangigkeit von der Betriebsspannung

3]

ATTASIES K

LED-Strom in Abh#ngigkeit von der Betriebsspannung
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A277TD

LED-Strom in Abhangigkeit von der Steuerspannung
I; gp = f (Us7) Punktbetrieb
UCC = 5,5 V, U:. = 2,5 V, U = G’V, Ua — ILED = 20 mA eingeslcllt
A 7T A7 185

Lo
mA 20
1 15+

- ' h='c

‘ \

a8 pr [ » E. up

¥
ATTAT JB5

Ucc=18V,U; = 14 V, Uis = 0V, Uz > I gp = 10 mA eingestellt

A 77 AB'IRS

s

£ ¢ 9 e

ATTAN IS
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B 222 D Doppelgegentakimischer

_—_—-—'—_“

Bauform: C 21.2.1.2.14 nach TGL 26713
Masse: =15¢g
Typstandard: TGL 35555

Pinbelegung

1,5 — Masse 7,9 — Eingang 1

2, 11 — Betriebsspannung +Ucc 12,13 — Ausgange

3,4 — nicht belegt 8, 10 — i.V. Anschliisse diirfen nicht

6, 14 — Eingang 2 beschaltet werden

Grenzwerte, giiltig fiir den Betricbstemperaturbereich

min. max.
Betriebsspannung, Ucc 18 V
Spannung Us/s, Usa/y 2 v
Spannung Uz/1, Us/t 8 V
Spannung Us/14 s ¥
Spannung ' Us/e a .¥
Gesamtverlustleistung Piot 360 mW
9y =25°C ;
VWarmewiderstand Rthja 120 °C
Sperrschichttemperatur &j +125 °C
 Lagerungstemperaturbereich &stg --40) +125 °C
Betriebstemperaturbereich A -25 +85 °C

*) Bei Unterschreiten ist die Funktion nicht gewahrleistet.
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B222D

Statische Kennwerte (8, = 25°C — 5 K)

min. yp. max.
Gesamtstromaufnahme Iec
U = 18V 8.4 23 12,7 mA
AnschluB 5 an Masse,
Eingange offen
Spannung am AnschluB 7 Uz/y
U= 18V 39 A%
U, =6V ; Us/s 14 v

Dynamische Kennwerte (U

=15V, Uy =2V, up = 200mV, fr = 200 kHz,

min. typ. max.
Tragerunterdriickung’)
ugig = 0,Upe =15V a 35.2 458 584 dB
Mischverstirkung?) _
Ucc =15V Ap®) 305 31.4 322 dB
U= 6V - Apn) 18.2 dB
Uce = 18V And) 33,0 dB
Mischsteilheit
LICC = 1"'7, V, Ri-“Z‘} — 24 (}hm SL‘ ](‘n,{! mS
Unterdrickung der Eingangsspannung
bei Gleichtaktbetrieb ,
uj = 100mV, f; = 1 kHz aﬁl’) 26,4 29,0 14 dB
uyz (200 kHz)
) ap=-20lg ———— dB
e )
Offsetabgleich mit Rg zwischen AnschluB 7 und !
Uyz “T * fq‘ ]
2) Ay =201 ot iR
USig
: uyz (f;)
3) aG| = 20 Ig — B
u-
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Blockschaltung:
B22 A1185
24 m,"mCC
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{[ Spannungsquelle III
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E-r\qg“ngl{  Muttiplikator ]I ,:i
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Innenschaltung:
B 22 A2 185
11? 13
1
Hsi ! R B -
7
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G
Rel J{ IRe
G- JI
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T11

202



T e T b it i o e T ey S T ST YTy T NPT il

‘McBschaliung / Huuptanwendungsschaltung:

B22A3185

033p
o e S B
1
| | QI
UT 3o i"'_} . s
P
.
RY=R10~758
Uyst2v B m:i T
Anwendungsbeispict:
B 22 A4185

%fT UNF

Blockschaltung einer Phase-Look-5chleife
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B 222 D in Phase-Look-Schaltungen

Neben dem Haupteinsatzgebiet als multiplikativer Mischer (vgl. MeBschaltung) ist der B 222D
fir den Einsatz als phasenempfindlicher Gleichrichter in Phase-Look Schaltungen geeignet.
Der Mittelwert der Ausgangsspannung U, der Schaltung hingt direkt von der Phasenlage der
Eingangsspannungen u; und up ab. Die am Ausgang entstehende Spannung folgt der Phasen-
differenz der Eingangsspannungen. Bei diesem speziellen Fall der Demodulation miissen hoch-~
frequente Mischprodukte (f; + fr usw.) durch einen TiefpaB unterdriickt werden.

Sind u; und ur so groB, dall sie die Differenzstufen des B 222 D in ihren Nulldurchgangen
durchschalten, ergibt sich pro Grad Phasenénderungen der Nulldurchginge der Spannung eine
Anderung des Mittelwertes von Usz/1a des B 222 D von ca. 100 mV.

Diese Phasensteilheit ist zur Ansteuerung eines spannungsgesteuerten Oszillators (VCO) in
PLL-Schaltungen ausreichend.

B22ASIRSK B22 A6185 K
& | ) | !
Uorzma=tgu) | et el
Uy V ll Up=25"C /
UngePoromeier |
‘ Uy S00mV c 8 —

&

: A_ fﬂf v
|~ YUng /
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nlE.
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] ]
Apg=tluce)
t =25°C
fy =200kHz, yrR00m? |~
fﬁig-th!'U.iﬁ%V
30 /
25 f
? /
1%
'} 5 0 15 20
— N
¥
B22A9185K
r’
e T Y
Ap = Huy)
Upe=15Y
25 Up=200m¥ , Fr00kHz ]
/ Ugir20mV, I, 0=50khiz
20
B
0
a a5 v 15 P 5 I
UL SRS
¥

B22 A7I85K

B22 ABIRS K
] L
ST or=fluccl
dB tr=200kHz | ]
f urezoumV | /
Ugig0 '

L5

B22AI0I85K

o —
EeE.,

&0 r\
a7 -ﬂl..lurl

Q:C-'r'j'h'
Uy =200, by 20012

Ugigh 20mY, fgi S0
b
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S22 A111I85 K

| T

m =
/’11 N
Ag=tigg) 11
{ !T'mt“!: %;
o / it M1
ahinnni
0 /—‘ l

4
|l T ————
- —

B22 AI3I85K

T L] amstisg)

4 Um"’“"

uyp = 00mY
f1=I00kHT __|
tgg~ 50 xHz

N

32

B22A12185K
45 F.
| op=tior)
! W
Ll fy = 200kHz
o] « vsig™0
|
35 —lr
|
xn oW W :l:n “0
MY e
my
B22A14185K
o ‘ﬂT"iJ_Iql
Upc=TSv
w-!v
&5 _l‘—\ - _'U'r-w S 1
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b tggeS0KHz
:
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\ \\\
I'u i 50 m _ 50
Y
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B e e

B22A15185K B22A16185K
T 1 sewm [T 1 1 et
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" B260D Schaltnefzteil-IS

“Integriérter Ansteuerschaltkreis fiir geregelte Sperrwandler- und Durchfluliwandler —
Schaltnetzteile,

Bauform? D 21.1.1,2.16 nach TGL 26713

Masse: =15¢g

Typstandard: TGL 37514

Pinbelegung
1 — Betriebsspannung U~ 9 — Synchronisationseingang des Sage-
zahngenerators -
2 — Stabilisierte Spannung 10 — Ein/Aus-Fermnbedienung
3 — Regelverstirkereingang 11 — Strombegrenzung
4 — Verstirkerausgang/Modulatoreingang 1 12 — Masse
5 — Uberstromschutz/Modulatoreingang 2 13 — Uberspannungsschutz
6 — VTmax—Einste]lunngodu]amreing_ang 3 14 — Ausgang (Emitter)
7 — R des Sidgezahngenerators 15 — Ausgang (Kollektor)
8 — C des Sigezahngenerators 16 — Vorwiirtsregelung:
Grenzwerte, giiltig fiir den Betrichstemperaturbereich
min. max.
Betriebsspannung Ucc 0,5 18") V
Ausgangsspannungen Ujs 0 5 V
Uss 0 Uce V

Fingangsspannungen Uss 0 Ucc) V

; Ux,’iza) U Uz ;)
Stromaufnahme. (bei Stromspeisung) it 30 mA
Ausgangsstrom Io 40 mA
max. Belastbarkeit der stabilisierten
Spannung Uz -I2 5 mA
Referenzstrom fiir Sdgezahngenerator Iz 1,5 mA
Strombelastbarkeit des Regelverstarker-
ausganges
Us=1V : L 0,5 mA
Us =6V ' ~ls 15 mA
Gesamtverlustleistung
9, = -25..+60°C Piot 900 mW
9, = +85°C Piot 570 mW
Betricbstemperaturbereich 9, ~25 +85 °C

L’_US




B 260D

min. max.
Statische Kennwerte {Sa w250 SK, UCC =12V)
Stromaufnahme I 13 mA
-—l'.r = 300#1‘3; Uy = Ua = Ug = Uu = 0;
Usg=1V

S1 offen, S2 geschlossen

Stabilisierte Spannung
—Iz =35 II'IA., U14 =0 U: 8,0 9.,._2 vV
S1 geschlossen, S2 offen

Interne Referenzspannung

Ra/a =0, Uu=0 U_-l,\; 34 403 V
S1 und S2 geschlossen

Betriebsspannung bei Stromspeisung

Iy =30mA, Ui =0 UCC 20 30 Vv
S1 und S2 geschlossen

Sittigungsspannung

Us = Us = Ug = Um,

Ui = Uiz = Uja = Uis = 0,

Ua = ] V,

115 = 40 mA, Rj,.l. = () U‘l!f‘llﬁ-ﬂt‘} 490 mv
S1 und S2 geschlossen

Ausgangsspannungen (iber die die Schwell-

werte der Schutz- und Zusatzfunktionen fest-

gelegt sind und tiberpriift werden) — Schutz

gegen niedrige Speisespannung

U| = B,? A" U:&j-._l' 9,5

Ui =102V 0,4
Unn=Uyaa=Uus=Ue=10

Us=1YV, Lis = 100 UA

U3=U4=U5=U5=U10=URQ.E

Ra/s = 0; S1 und S2 geschlossen

— Uberspannungsschutz

Ui = 720mV IJI‘I-{ 12,0

U13 = 430 mV U15L {},4
Un=Upa=Uwu=Us=10

Ug=1V; Lis = ].GGHJ"L

U; = Us = Us = Ug = Uso = Uget

R3/a = 0; S1 und S2 geschlossen

115 = 0,1 mA

<<

< <

___—-Hw-_-_—_
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__——_“—_-Mﬂw_

min, max.
— Fernbedienung®) .
Ujop = 0,8V ‘ Uish 128 vV
Uu[_, 0.4 Vv
Uy =2V Ussp, 04 V
Uiy =U13=UH=U1E=U g
Uy = Us = Us = URef; RJ,M =0
Us = 1 V: S1 und 82 geschlossen
Iis = (.1 mA
— Strombegrenzung*)
1. einmalige Impulsunterdriickung
U11(1] = 350 mV Ussl, 0.4 v
Un{ 3 o 510 mV Uts]--[ 12.5 vV
2. Abschaltung mit Totzeit UisH 12.5 v
und Langsamanlauf Uel, 04 V
Uiz = Ui = U = 0
U =Us= Ug = U = U'Rf."f: Ryg = 0
I,s = 100 pA; S1 und S2 geschlossen
Eingangsstrome
Eingangsstrom fiir Regelverstirker —I3
U, = 2V, S1 und S2 geschlossen 20 UA
Eingangsstrom fur Modulatoreingang?) ~Is
=2V, Us=1V, 10 HA

S1 und S2 geschlossen

Eingangsstrom fiir max. Tastverhaltnis-
cinstellung/Modulatoreingang®) ~Is 20 UA
Ugria = AV U =1V, U= 0

S1 offen, S2 geschlossen

Eingangsstrom fiic Synchronisation ~Ie

Us=0 120 pA
S1 und S2 geschlossen

Eingangsstrom fiir Fernbedienung ~Io

Uw=0 120 uA

S1 und S2 geschlossen

Eingangsstrom fiir Strombegrenzung I 12 uA
Uis = 250 mV, S1 und S2 geschlossen . ~

e —————————————————————————
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min, max.
Eingangsstrom fiie Ubersparmungsschutz =13 10 uA
Usa = 250 mV, S1 und S2 geschlossen
Eingangsstrom fiir Vorwirtsregelung Tis S UA

Uis=12V,S1undS2 EESCHIUSSCTI

Dynamische Kennwerte: (9, = 25°C=% 5K, Upp= 12V, Up = Une=2Up=Use=0
]15 =35 T'I"lt‘;, Ca_ﬁz =1 nF, Rn-'m = 4Y kOhm.
Ri/a = 0,81 und >.2 offen)

Funktion Synchronisationseingang

Tastverhiltnis VI5)

LT';‘H =2V, USJ;‘ﬁ =6 1'?" ﬁ) 0,3 0‘7
.Ug'L = 'D,S V., 1'15!'6 =6 \*'., \I—[ 0
Obere Tastverh@ltnisbegrenzung YTmax

Ugy =2V, 1= 100kHz S ; T-15us

T

1) bai Spannungsspeisung
2) jedoch =24V
3) x = Anschlu8 3,5,6,9,10,11, 13"

4) Vor den Funktionspriifungen (statisch) bzw, dar ﬂess‘urlg der EEtﬁéﬁﬂgsspannung rst.aﬁsch)
ist die Ausgangsstufe mittels Rechteckimpuls der Pegeifolge 1 V (5 ms) — 7V (100 ms) —
1 V (dauemd) am Anschlu 8 durchzustevern

5) Funktionspriifung Synchronisation {Oszillator schwingt)
6) Funktionspriifung Synchronisation (Oszillator gestoppt)



B260D

Blockschaltung B 60 A1 185
- 7 8 910 2 12

T = £ 18 S S
|
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<0 —»

Interne . Sagezahn - Interne
Referenz - generator SpannNuNQs-

[spannun verso
: I

Pulsdau-| | LOQIk=-
er = ccha

1 T3 i
T Q o o i_' -
b 5 0
i’
MeBschaltung Qzsve |
) A35ve——-—t
mouta - H0Cve
B 60 A2 185 generator ooy,
- Gave— -4
1 e ]
2o
Ave— g ; by,
o] ST
S 1 4
Musziahl - %«1 F___'j_- f 1_.'
schallang | i ] -
& Qi o ~—4 |
SR ]
~

HF zéﬁ:—:ﬂm

Anmerkungen zur MeBschaltung
1. Die Betriebsspannung betrigt Une=12v + 0,12V, falls nicht anders angegeben.

2. Alle zu messenden Spannungen und Strome werden an den Anschliissen gemessen, die durch
den Index im Kurzzeichen angegeben sind..

3. Bei der Messung von Vi, Vipnay wird das Spannungsbild Uys oszilloskopisch bewertet,
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Stromaufnahme des IS in Abhdngigkeit von der Umgcbungst‘:mpératur

B60 A3I85K
I.E.E..._. 0 | .1:;':”\-’5,]
ma Utc:'lz'l"
T Rz =126k
9
84
7 1 i
-78 0 .23 o855 ..
— S8,
c
Stromaufnahme des IS in Abhéngigkeit von der Betriebsspannung
B 60 A4 I85K '
lee = fluge)
™ e  mpam2ekR
T 9 - ——
8 o
’ —
X
2 - % 18 "
—_— e,
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Schaltschwelle Unterspannungsschutz in Abhdngigkeit von der Umgebungstemperatur

B 60 ASTES K

P,
v
¥io
+ Uygp 1)
} —— —_ e
34 \\
95 \
=1L
=25 [* +25 55 ..}
——-h-—"'—:g--

Siabilisierte Spannung Uz in Abhangigkeit von der Umgebungsiemperatur

B 60 A618S K
'93' .
v ;
T "l — m‘-hhhq__,._-
_-__--—__‘-—_\-_
- \\
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» U =Rv
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Schaltschwellen fiir Strombegrenzung in Abhiingigkeit von der Umgebungstemperatur

B6)ATIBS K

UL
my
wn |
! 1
..—-—-'—'_'_'-“-'—-_
L1
_u'_i!!hlil‘”"!']
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) 4
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-2 0 i -5 -85
e, TR
4 o

Schaltschwelle Uberspannungsschutz in Abhéngigkeit von der Umgebungstemperztur

B60 ABISSK

Han
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Anderung der internen Referenzspannung in Abhingigkeit von der Umgebungstemperatur

B60A9ISSK

69
Uy /25
‘Ia:_- .5
f =
2
0
.2
-
-6
-5 0 25 Y 7
-
"

Reduzl'crun's des max. Tastverhiltnisses als Funktion von Uis (normierte Darstellung)

B60AIDISS K
YImax/ Yamax ©
10 1
b
os
Vanax Ug "
(i1} "’hﬂk:f !‘UI__:‘
Uec eV
Uyt 5'C
1z
s W B @ 2
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2 .

Tastverhaltnis Vp als Funktion der niedrigsten der Spannungen Us, Us, Us

Bod AITISS K
\*:n, Vm-mu-lsl-h’
.2V
T 100 1 LE:H‘C
0 1
&0
Q.
pe
1 2 3 4 5 11

Tastverhiitis Vp als Funktion der Stabilitit der Ausgangsspannung Un/U, .p

B60 AI2ISS K
¥r
.
I x©
5
alg
*.
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B260D .
Frequenz des Siigezahngenerators als Funktion vonRund C _.

B60AI3ISSK
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B T T T e T T

NF-Verstarker

A e i AT T,

Ungeregelter (B 308 D) und geregelter (B 318 D) NF-Verstirker fir Fernsprechmikrofone mit

piezoelektrischem Wandler:

— Doppel-Endstufenausgang zur polarititsunabhingigen Anschaltung des Verstirkers an die
Teilnehmeranschluficitung

-— Rufspannungsschutz

— AnschluB zur ¢xternen Verstarkungseinstellung beim B 308 D

—- Leitungsstromabhangige Verstarkungsregeluing beim B 318D

Bauform: C21.2.1.2.14 nach TGL 26713
Masse: =135
Twvpstandard: 37513
Pinbeleguny
1 -— Pingang |
2, 6,8, Y, |
1113 — nicht belegt
3 — Abblockung --
< — Verstarkungseinsteliung (B 208 D)
— Abblockung der Regelschlete (B 318 D)
S — Ausgang |
7 — interne Verbindung
Tt — Ausgany 2
: — anterne Verbindune (Substrat)
14 — Eingang 2

Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereick

min. max.
Speisestrom Iec 101) 100 mA
Ausgangsimpulsstrom In
0155 f,=0.1 Hz 350 mA
Betriebstemperaturbereich 9, ~25 +55 °C
Statische Kennwerte (8, = 25 °C —5K)
Betriebsspannung Uce
Icc=35mA. Ui =0 85 V
Dynamischie Kennwerte (3, = 25°C -5 K)
Spannungsverstirkung %) fiir B 308 D
]L‘C = 35 mA
U[ = 10 m\;’
f=1kHz B 308 Da A, 303 337 dB
B 308 Db Ay 32,3 357 dB
B 308 D¢ A 343 37,7 dB
B 308 Dd A 36,6 3,7 dB
= a e e s i S e .
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A

Spannungsverstirkung 2) fiirB 318D min. max.

.T(-c- =45 mA

Uy=5mV

f=1kHz B318 Da Ay 323 35,7 dB
B 318 Db 343 377 dB
B 318 Dc 36,6 39,7 dB

> >
=

Verstirkungsinderung
f1 = 1 kHz, f2 = 300 Hz
Ci=Cz2=72nF
B308 D: I~-=35mA
Up=10mV
B318D: I =45mA

Uy = SmV d""ul 3)

L3

dp
Verstirkungsinderung bei Umpolung '
f=1kHz '
B 308 D: [C(' = 35SmA

Up=10mV
Up=5mV o BA 4) 12 dp
Psophometrisch bewertete
Ausgangsrauschspannung
B 308 D: I =35mA
B318D: 1o =45 mA
Regelhub (B 318 D)
]rtt*] =22 mA
Iccy = 45 mA
I;I - 5 I'l"["'n"Ir
5) 6
f=1kHz - BA g 350 dB
1) bei Unterschreitung ist die Funktion nicht gewihrleistet.
2) rzuldssige MeBzeit = 1 4) LA = AL (1ee) ~ Ay ':‘[(T]
6) Der Wert gilt fiir den thermisch eingeschwungenen Zustand bei einer MeBzeit von je
= 2 min.

A A amrr ]
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Blockschaltbild:
B 08 Al I85
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B 331 G Horhilfeschaltkreis

S L e U A A P S T i g+ e v oy ey 2

Monolithisch integrierter Horhilfeverstirker mit Dynamikkompression fiir den Einsatz in Hor-

hilfegeréten.

Bauform: P 41.1.1.1.14 nach TGL 26713
Masse: =02¢
Tvpstandard: HWF-S 754.97

Pinbelegung

| — Betriebsspannung,
2 — ALC-Eingang
' 3 — Masse
4 — Ausgang Endverstarker
5 — Gegenkopplung Endverstarker
6 — Eingang Endverstirker
7 — Regelzeitkonstante ALC
8 — Regelung Mikrofonverstarker
9 — Ausgang Mikrofonverstarker
10 — Eingang Mikrofonverstarker
11 — Regelumfang ALC
12 — Stabilisierte Spannung
13 — Ausgang Horspulenverstarker
14 — Eingang Horspulenverstarker

Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperatutbereich

Betrichsspannung Uy
Spannung am AnschluB 4 Us
Verlustleistung bei 3, = 70 °C ot
Betriebstemperaturbereich 9,

Statisthe Kennwerte (3, = 25°C ~ S K, Us =15V, Ry

Stromaufnahre £y
Ui =0 LY
Stromaufnahme der Endstufé L
Ui =0

Spannungsverstirkung des Mikrofons

und Endvorverstirkers AUME
Po"*-" 0.5mWw, f= 1 kHz

Spannungsverstirkung des Har-

spulenverstarkers 'hUH

Uiz = 100mV, f = 1 kHz

min, max.
1 3
4]
50
=25 +70
= 1 Ohm
min. typ. max.
0,31 1
14 183 2.3
68 63,5 68
18 206 22

vV
v
mW
°C

mA



B331G

min. typ. max,
Ausgangsleistang Po
UO Oberwelleff =164mV,f=1 kHz 0,5 - 0,99 = mW
Klirrfaktor k
Po=05mV, =1 kHz 4,0 6 %
Regelbereich des Mikrofonverstarkers AAUM
Po = 0,5mW, f= 1kHz . 34 43,0 ~ dB
Eingangsstorspannung des Mikrofon. UnN
verstarkers 3 0,91 4 uVv
stabilisierte Spannung U, - 1,01 — v
Eingangswiderstand des Hor-
spulenverstarkers Ziy - — 15,9 kOhm
Eingangswiderstand des Mikrofon-
verstarkers Zim — 175 — kOhm

Blockschaltbjld:

B 31 Al I85

-
-

=
L

prer=SriE mer e
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MeBschaltung:

B 31 A2 185
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B 461 G, B 462 G Hall-Schaltkreis

|

nilla

i
|I|
i

R:ET:

E

Integrierter kontaktloser magnetisch betatigter Schalter (Hall-Effekt) mit Freigabeeingang und
offenen Kollektorausgang.

Wenn ein ausreichend groBes Magnetfeld vorhanden ist (B = Bg) und ein H-Signal am Freigabe-
eingang anliegt, schaltet der ‘offene Kollektorausgang von H ﬂdf.‘h L. Das Magnetfeld mub senk-
recht mit dem Sidpol auf die mit der Kerbe gekenntzeichnete Fliche einwirken.

Bauform: R

Masse: =10¢g i

Tvpstandard: TGL 38658

Pinbelegung
1 — Masse 3 — Freigabeeingang
2 — Ausgang 4 — Betriebsspannung U

Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

min. max.

Betriecbsspannung B461 G Uce 0,5 10 Vv

B462 G UCC 0,5 20 ¥
Eingangsspannung U; 0,5 55 ¥
Angelegte Spannung an den Ausgang '

B462 G U 0.5 18 Vv
Ausgangsstrom Ior a0 mA
Betriebstemperaturbereich - 0 +70 C
Betriebsbedingungen:
Betriebsspannung B 461 G; Uce 4.75 595 V

B 462 G 1_.‘-(\(- 4,75 18.0 vV
Umgebungstemperatur S, 0 +70 s &
Ausgangsstrom ToL 16 mA

Statische Kennwerte (8, = 0°C +70°C, Urc = 5V, MeBschaltung 1)

min. tvp. max.

Stromaufnahme

Uy =0V,B=Bg Icc 0.16 0.5 mA
Uy =SV, BZBg Icc 26 5 WA
I.Jl'IH =5V,B= BA I(-‘(; 1.5 3 mA
Einschaltinduktion

Upy = 24V Bg") 34 65  mT
Ausschaltinduktion

Uy =24V ' BpY) 5 21 mT



B461G,B462 G

Eingangsstrome © min. typ. max.,

U”_' =04V ﬁ]][.. 0,12 5 HA -
Uy = 24V L 0.0022 0.5 MA
Ausgangssirom

UoH = Yce: Uiy = 24V.B I By Ion 0,0002 10 HA
Ausgangsspaniung

Uy =2V.lgL = l6mA. B = Bg Vol 0.2 04 v

"} B ist derjenize Wert der Induktion, bei der der Ausgangsstrom I vom [{-Pegel
(IgH = 10 pA) auf den L-Pegel (Ig) = 16 mA) ansteigt.

“) By ist derjenige Wert der Induktion. bei der der Ausgangsstrom I2 vom L-Pegel
(IpL. = 16 mA) auf den H-Pegel (Iop = 10 HA) absinkt.

Dynamische Kennwerte (3, = 25 *C—SK. Ucec=5V.Bg = 70 mT., Ry = 400 Ohm,
Cy = 15pF, Uy =04 V. Uiy = 2.4V, McBschaitung 2)

min. typ. max.

Einschaltverzogerungszeit ‘PHL 1.0 3 s
Ausschaltverzdgerungsz2zit tpt i 0.6 4 Hs
Flankenzeit TiH 0.17 3 L4

THL 0032 1 s
Funktionstabelle: _ )
Ua Magnetfeld Zustand des Ausgangs-

transistors
Uil . B on
l‘” ’ BE off
L'il,i B-ﬁ off
LIIIJ B;\. \]‘tf
¥

- ot O g M P R T i i




B 461 G,B 462 G

Blockschaltung:

B61 A1185
—
! - E
Haligene — interne '

Strom -
at il
rator 1 :

|
I
|
I
|
I
1

| . B
l-Ti 20 31.'} .',ﬁi-ucc

MeBschaltung 1 MeBschaltung 2
B 61 A2 185 B 61 A3 I85
Bg=70mT *Uee
i © = \ 94
4 _
'ect] | H*—:m
— iﬂ Impuls - L

B4B1G TZ Ausgang Genergter | 3 BLE1G ¢ Ausgang
G

B 61 A4 185

Freigobeeingang

Bg-70mT 50%

!
I.
E
-

0%
Ausgong \\Q
L 0%

toHL -1—4-4-
| ]
}_jmg ,
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B 461 G. B 462 G

Applikationshinweise
Die minimale Taktimpulsbreite fiir den Freigabe-Eingang muB so groB sein, daB die Ein-
gangsinformation durch das bewegte Magnetfeld der zuschaltenden Eingangsflanke sicher

verarbeitet wird.

Beim Steuern des Freigabe-Eingangs darf ‘maximal ¢in negativer Strom von 0,5 mA flieBen.

Es sind entsprechende SchutzmaBnahmen zu treffen.

Wird der Freigabe-Eingang nicht benotigt, ist eine duBere Beschaltung nicht erforderlich.

Der B 461 G/ B 462 G benotigt einen separaten Kollektorarbeitswiderstand. Seine Grife
richtet sich nach dem maximalen Kollektorstrom und sollte 20 kOhm nicht uberschreiten.

Fiir den offenen Kollektorausgang sind die bekannten SchutzmaBnahmen gegen induklive

und kapazitive Last vorzunchmen.

Bol ASISSK

B462 6
B=t(vk)
B
mT w
50
fou’-:__ B
30 =
20 """ﬁ=+—
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0
0 20 40 6070 %":—
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Temperaturkompensierte Zweipol-Bandgap-Referenzspannungsquelle, die eine Spannung von
typisch 1,23 V fiir Eingangsstrome zwischen 50 yA und 5 mA erzeugt. Die geninge Verlust-
leistung von ca. 60 yW bei ecinem Betrichsstrom von 50 4A macht die Schaltung besonders
attraktiv fiir batteriebetriebene  Anwendungen. Die niedrige Ausgangsimpedanz ermoglicht
die Ausnutzung der maximalen Genauigkeit ohne externe Komponenten.

Bauform: N TGL 26713
Masse: =05¢g
Typstandard: TG 42934

Pinbelegung
1 — Eingang/Ausgang (+)
2 — nichtbelegt

3 — Masse (-)
Grenzwerie

Betrichsstrom

Umgebungstemperaturbereich

Betriebsbedingungen
Betriebsstrom

Betriebstemperaturbereich

Kennwerte ;
B 589N
KW GW
Ausgangsspannung Up
9, =25 —5K 1.2 1.25
ICC = (0,5 mA '
‘Anderung der Ausgangs-
spannung im Betriebs-
strombereich Up
2, =25 °C—5K 0 S

0,05mA = Ioc = SmA
Temperaturkoeffizient  Ug,

der Ausgangsspannung ——

3, =25°C—5K Co' 0 100
A% = 40K

Icc = 0.5 mA

KW — Kleinstwert
GW — GroBtwert

lce
_‘SH
I(\(\
3&
B S89Nm
KW GW
1% s
0 5
0 50

min.
~10

1]

max.

10 mA

70 °C

5 maA

0 e

B 580Nq

KW GW

1,2 125V

0 5 mVY
-6

0 10 02
K

e B T e e e B P B e e R

o]
(]
L =]
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Blockschaltung:

B 89 Al I85

Referenz — l

spannuNgserzeugung -—K

L —
—_— ..L —
0
Ausgang
M_ = R
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B 589N

Anwendungsschaltungen:

B 89 A2 185
+ 1000 ¥

H589
“‘.-5-\!" o —i)
-1000V
Einfache Referenzspannungserzeugung
B 89 A3 185
+ 10V +10V
22k \
B‘IBS HIV
UG"EV
BEAY 10k
s J
f ) .H:I .vi

5V/3 A - Spannungsregler
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B S89 N

B 89 A4 85
g +bV

b8 x

b
L 194
10k Tk

Temperaturiberwachungsschaltung

B 89 AS 185

+15

\ + 1003y 9
I%UE-LD/
1}/ 1k

10 V — Referenzspannungserzeugung
W

a0



REL Servoschalikicls B6S4D

4

Monolithisch integrierter Schaltkreis, vorzugsweise fiir den Einsatz in clektronisch gesteuerten
Rudermaschinen vorgesehen.

Der Schaltkreis mit integrierter Briickenschaltung dient der digital-proportionalen Verarbeitung
der in elektrische Signale umgewandelten FiihrungsgroBe zur Ansteuerung von Kleinst-Elcktro-
motoren in einer Abtast-Regelschaltung.

Bauform: C 21.2.1.1.14 TGL 26713

Masse: =15¢g

Typstandard:  TGIL. 38008

Pinbelegung
I — FEingang des Impedanzwandlers
— Ausgang des Impedanzwandlers
Fingang fiir Fiihrungsimpuls
— Betriebsspannung Uy
— Ausgang des monostabilen Multivibrators
Eingang des monostabilen Multivibrators
— AnschluB fiir externe Totzeiterzeugung
— AnschluB zur Einstellung der Impulsdehnung (Regelverstarkung)
9 — nicht belegt
10 — Ausgang der Briickenschaltung
11 — Betriebsspannung Urg (Masse)
12 — Ausgang der Briickenschaltung
13 — nicht belegt
14 — AnschiuB zur Einstellung der Impulsdehnung (Regelverstirkung)

LIPS T S8 |
1

9 =1 > h &
l

Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich i T 5

Betriebsspannung Ud/1 38 70 V
Eingangsspannung Ui =50 70 V
Eingangssperrspannung - =Us/n 0 50 V
Eingangsspannung U /11 -5,0 70 V
Ausgangsstrom des monostabilen

Multivibrators Is 40 mA
Ausgangsstrom des Impedanzwandlers I, 1,0 mA
Ausgangsstrom Is : 20 mA
Ausgangsstrom ) Tvs 20 mA
Ausgangsstrom') Lio/12 500 mA
Ausgangsstrom’) ~lo/12 500 mA
Ausgangsdauerstrom The/r2 400 mA
Ausgangsdauerstrom —I1o/12 . 400 mA
) Einschaltzeit t,,, = 55, Tastverhaltnis 1:10 i 4

M
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B654D

min. max,

Gesamtverlustleistung bei Piot 8360 mW
g, =55°C
Sperrschichttemperatur 8}- 150 °C
Betriebstemperaturbereich 3, -15 +55 °C
Statische Kennwerte (3, = 25°C =~ § KU1t =5V) -
Betriebsruhestrom LacCofi W R s
Us=0,Us=15V 7 12 mA
Betriebsstrom Taccon
Uy = Ug = U, RL—P ==] 37 45 mA
Us =Ug = 1,5 V. RI- — o ]4CCDI’1+ 38 45 mA
Eingangsstrom I3
Ausgangsdifferenzspannung Lioliz '
Us = Us = 0, RL = 10 Ohm 2.8 3.6 vV
Us=Us =15V, R = 10 Ohm +Ue/12 2,8 3,6 v
Ausgangsdifferenzspannung ~Ujo/s2
(=S5 —=01)

T
U3 = U; = ﬂ, RL = 6 Ohm 24 3,'3 v
U;; = T._I; = ],5 V. RL e f] Dhm +Ulﬂl'r11 ?,4 3,3 v
Eingangsstrom ILm _
Uy =25V : 4,3 30 HA
Obere Schwellenspannung Us
Us =0, Ug =15V 0,95 1,16 145 V
1,4 = 100 uA
Us =0, Ug = 1,5; Is = 100 A Ui 0,95 1,12 145 V
Sperrstrom Is
Us;=0,U=15V,Us =05V .
Iia = 100 HA -1,0 1,0 HA
Ug = 0. U.; - i,S V, Uu — {).5\’
Is = 100 A I14 =10 1.0 A
Ausgangssperrstrom lio -100 100 HA
Us =0, Usg =15V, [s = TI1a = 100 A
LIm — )(2,5.-" V
Ausgangsmittenspannung Uja/n 1,9 2.5 29 V

U:I = 01 UE= I,SV
Is = l4 = 100 pA

B e o s
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Sdttigungsspannung

Ui=0V,Us=15V, s = 10mA

Sattigungsspannung

U =0V, Us= 15V, I14 = 10 mA

; 5| NS 5
T g T
J E o I 3 LIL " I

. — —— f——

B 654D

o]
min. typ. max.
Us 0,5 A%
Uja 0,5 V
L]
B 54 A1 185
inm RE ca
- din 33 b8 WIn
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B 654D

BS54 ASI85 K BS54 A6I85 K

BRS4 ATI85K B 54 A8 IS5 K

s -5 0 25 55
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B 391 D Motorprozessor fiir Kassettenlanfwerke

Bauform: G 21.1.1.2.18 nach TGL 26713
Masse: =15¢g
Typstandard: WSQ 0453 -1 246/01
Pinbelegung
1 — Ausgang-Spulensystem R 10 — Ausgang-Schleifenverstarxer
2 — Ausgang-Spulensystem S 11 — Eingang-Schleifenverstirker
3 — Ausgang-Spulensystem T 12 — Ausgang-dynam. Regelspannung
4 — Ausgangsstrombegrenzung 13 — Ausgang — stat. Regelspannung
5 — Masse 14 — AnschluB Triggerschwellensiebung
6 — Sensoreingang-Oszillator 15 — Triggereingang T
7 — Entladeausgang-Oszillator 16 — Triggereingang S
§ — NF-Muting; KontrollanschluB 17 — Triggereingang R
fiir Istdrehzahl -

9 — Drehrichtungsvorwahl 18 — Betnebsspannung U
Grenzwerte min, max.
Betriebsspannung Uee 6 20 v
Tachospannung Ur Ucci

' 7TV-Uec) V
Endstufenstrom Lias 400 mA
t=10s
Dauerendstufenstrom liza 250 mA
Osziilator-Entladestrom I, 20 mA
Filterwiderstand Ryifiz 19,2 28,8 kOhm
Referenzfrequenz : fr 100 kHz
Spannung am Drehrichtungseingang UsL 0 039 mV
Strom am Drehrichtungseingang LH — 10 A
Muting- Ausgangsspannung UsH 27 A%
Muting- Ausgangsstrom laL — 1 mA
Reststrom Pin 8 IRs — 250 nA
Oszillator-Sensoreingangsspanhung Us {] Ucc V
Verstarkerausgangsstrom Lo -150 +150 LA
Verstirkereingangsspannung ITRE 0 ' 4 VvV
Strom am AnschluB Triggerschweilensiebung L 0 1 mA
Betriebstemperatur ;A -10 70  °C
Gesamtverlustleistung Piot - 750 mW

1) Up wird gegen U gemessen
2) Bei Uberschreitung ist Funktion nicht gewihrleistet,

ey T Y T Y S K T T T N TP T T S ey ey
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B391D
m

Haupikenngrifien (UCC =Une=15V; Uiza=6V, Uis1s,7= 16 V:
R7 = 56 kOhm. Rs = 7.5 kOhm, Cs = 330 pF; Re = 24 kOhm;
Re = 1() Ohm; falls nicht anders angegeben und bei 9, =25°C— 5K):

min, max.

Stromaufnahme Iee
Urc=Unu=6V 18 mA
Oszillator ein
Uisea7 =9V
Ausgangsspannung der Endstufentransistoren U
in der Betriebsart: Anlauf Uz 0.6 Vv
Liz23 = 100 mA;
Oszillator gestoppt; Fin 4 zuf Masse Us
Li2a = 350 mA; 2 W
Oszillator gestoppt: Pin 4 auf Masse
Eingangsieitwert der Gleichrichtung Gis

) Grs 0.15 0.3 mS
Ujss.iez =22V Gz =

135.16.17 — L15.16.17
Cns 16,17 = —

{i5.16.17 — U1s 16,17

Us=15V
Pin 6 mit Masse verbunden

Nebenkenngréflen (U =Unu= 15V Urza=6V:Uistsa7= 16 V:
Ra = 7.5 kOhm. Cs = 330 pF; Rs = 24 kOhm, Rs = 10 Ohm:
falls nicht anders angegeben und bei 9, =25°C—5K)
min. max.

NF-Ausgangsstrom LOW Us
Is =0.5mA 250 mVv

Betriebsart: Anlauf
Ve=15V

Pin 6 mit Masse verbunden

Osallatorentladeausgangsspannung LOW 1857
IP=10mA:Ue=12V;Us= | SV 200 mV

B e e o M
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B391D

et g el i e -
min, max,

Oszillator-Sensoreingangsstrom Ts
Us=3V:Us= 15V 0,10 pA
Us=75V:Ui=15V | 2.5 A
Transformierte Tachospannung U
Uis, 16,17 = U(-C: Us=15V : 14.6 — Vv
Uis,i67=20V; Us =135V 10,7 118 V
Spannungsabhiingigkeit der fr— —_ 500 ppm/V
Oszillatorfrequenz 4 {7

fr gemessen bei UICC =6V
f7 gemessen bei U= 10V

Us=15V
Temperaturabhingigkeit der TKpsz 150 0 ppm/k
Oszillatorfrequenz '
Einsatzspannung der Endstufenstrom-+ Us 0,9 L,V
begrenzung

LCC= Uua=6V

Oszillator gin

Bl_gt_:kschallbild:
B9l A1185
v T Postoroetextor

1] =g

i 'L.'!‘_f_-: 41a

i 2

ol

1

o g [Peterenz -] Jwaerr | fum - | [Teder o 2Dewcce] |
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B 391

Funktionsbeschreibung

Der B 391 D stellt die komplette mikroclektronische Komponenie von der Elektronikmotor-
konzeption fiir Kassettenlaufwerke der neuen Generation Radiorecorder oder dhnliche Anwen-
dungen dar. Durch den groBen Betriebsspannungsbereich: (6—20 V) werden die Elektronik-
motore universell einsetzbar.

Der B 391 D stellt eine Eigenentwicklung dar. Seine Funktionen beinhalten in der Hauptsache
das Anlaufen, den Selbstlauf, die analoge und digitale Drehzahlregelung und die Abkommutie-
rung der Spulen von kommutatorlosen Motoren. Das Kurz- und Langzeitverhalten der Dreh-
zahl in Abhingigkeit von Temperatur und Betriebsspannung wird im wesentlichen durch die
Genauigkeit des integrierten Referenzoszillator und seiner frequenzbestimmenden passiven
Komponenten bestimmt.

Durch den Referenzoszillator und nachfolgende Teilerketten wird in der Anlaufphase ein. Tak:-
regime erzeugt, das

das Riicksetzen aller Logikteile in den Grundzustand veranlaBt,

den Rotor und den Stator definiert positioniert, ;

den Rotor in Anlaufrichtung (durch entsprechende Pinbeschaltung wahlbar) beschleunigt,
bei geniigend hoher induzierter Motor-EMK (>150 mA) in die Betnebsart WSelbstlauf*
umschaltet.

In der Anlauf- und Selbstlaufphase erfolgt die Beschleunigung der Motordrchzahl mit maxima-
ler Energie, so daB in sehr kurzer Zeit die Nenndrehzahl erreicht ist.

Bis zu diesem Zeitpunkt besteht die Moglichkeit, uber einen IS-AnschluB des NF-Signals im
Verstirkertrakt zu unterdriicken. Bei Erreichung der Nenndrehzah!l erfolgt tber die Strom-
regelung des Motors die Drehzahlkorrektur. Das dazu bendtigte Signal wird durch digitalen
Vergleich der Ist- mit der Solldrehzahl in einer PLL und durch Uberlagerung mit der induzier-
ten Tachospannung gebildet. Ohne Gleichlauffehler ist die Motordrehzahi phasenstarr mit der
Referenzfrequenz verkoppelt.

Gleichlauffehler fiihren zu Phasenmodulation, die dutch einen hohen Verstirkungsfaktor dem
Fehler entgegenwirkt.

Mchrere integrierte Schutzfunktionen sorgen fiir eine hohe Lebensdaucr der Elektronikmotoren.

Fo L 1D =

Gehausebauformen
A 6-polig B 3-polig
r.m ‘.I';._:_mz
i:'-n' b -~ : ! r‘ PRy
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Gehausebauformen
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E 16-polig mit Kiihlfahne F 16-polig mit Kiihikérper
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_;.Eﬁ-!- Neu- und Weiterentwicklungen

B 4002 D: Ansteuerschaltkreis fiir Leistungstransistoren

Die monolithisch integrierte Schaltung dient als Schnitsstelle zwischen Logikbaugruppen und
Leistungselektronik. Eingangsseitig ist der Schaltkreis TTL- bzw: CMOS-kompatibel. Ausgangs-
seitig wird direkt die Basis eines Leistungstransistors im Schalterbetrieb optimal angesteuert.
Um das Schaltverhalten fiir verschiedene Leistungsklassen von Transistoren optimal zu gestal-
ten. sind die Daten wie Einschaltverzogerung, minimale und maximale Einschaltdaver, Grad
der Sittigung des eingeschalteten Transistors, Hohe des Einschaltstromes, durch den Anwender
programmierbar.

Weiterhin wird der Gebrauchswert durch ein umfangreiches Schutzschaltungssystems bestimmt.
Fiir die IS werden beide. Betriebsspannungen und die Chiptemperatur iibcrwacht, und fur den
Transistor werden die Leistungsparameter max. Kollektorstrom und max. Spannungsabfall- der

Kollektor-Emitter-Strecke iiberwacht.

B 4211 D: Regelbapsiein fiir Universalelektromotoren

Die monolithisch integrierte Schaltung stellt einen modernen Regelbaustein nach dem Phasen-
anschnittverfahren fiir Universalmotore dar. Sic kann direkt aus dem Netz (220 V) versorgt
werden und enthilt eine interne Referenzspannungsquelle, Frequenz-Spannungs-Wandler, Re-
gelverstirker, Sanftanlaufschaltung, Freigabe, Tachoiiberwachung, Grenzlastregelung, variable
Nachziindautomatik u. a. Baugruppen. Die Schaltung kann in Komfortregelungen fur Bohr-
und Schlaghohrmaschinen mit Drehmomentbegrenzung; in Kiichenmaschinen mit Sicherheits-
elektronik, in Elektroschraubern, Motoren mit Uberlastschutz; etc. eingesetzt werden.

B 088 Dp/Dt: BIFET-OPV mit verbesserten Parametern

Einfach-BIFET-OPV mit interner Frequenzkompensation und externer Moglichkeit der Offsct-
kompensation.

Die Offsetkompensation erfolgt zusitzlich durch- Abgleich auf dem Chip, so daB ein Wert von
max. 1 mV (B 088 Dp) und max. 2mV (B 088 Dt) ohne externen Abgleich erreicht wird.

Der Tk-Wert der Offsetspannung. betragt max. 10 uV/K. Alle anderen wichtigen statischen
Parameter wic CMR / SVR / Ay s Wurden gegeniiber der B 081-Typen verbessert.

B 451 G, B452 G, B 453 G: Hall-Schaltkreise

Kontaktlose, magnetisch-gesteuerte Schalter mit je 2 statischen Ausgangen. Die Arbeitsweise
.erfolgt nach dem Hall-Prinzip. Beim Anlegen eines magnetischen Feldes (Siidpol) schalten
beide offenen Kollektorausginge gleichzeitig. .

Bei Parallelschaltung beider Ausginge konnen Ausgangsstrome bis zu 60 mA geschalten wer-
den. Damit ist die direkte Ansteuerung von LED’s, Relais und Leitungsdarlingtontransistoren
moglich. Die Typen B451 G /B 452G und B453G unterscheiden sich lediglich in der Span-
nungsfestigkeit von 5V /18 V und 27 V.

Die Montage des Chips erfolgt in cin 4poliges SIL-Plastgehiuse (B 461 G).
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Neu- und Weiterentwicklungen

C560D

— 8-Bit-DA-Wandler fir Unc =5V bis 15

— pinprogrammicrbarem Spannungsausgang,

— P = kompatibel

— 8-Bit-Latch fiir digitalc Eingangsdaten

— Interne Referenzspannungsquelle '

— Ausgangsspannungsbercich 0..2,5 V oder 0..10 V

C514C

— Schneller 12-Bit AD-Wandler

— Sukzessives Approximationsverfahren

— Interner Takt und Referenz

— Kompatibel mit 8 und 16 Bit uP — Datenbus

— Eingangsspannungsbereich 10 V (£5 V) oder 20 V(£10V)

C7136 D

— 32 Digit AD-Wandler in CMOS-Technologie

— Zweiflankenverfahren mit automatischer Nullpunktkortekiur
— geeignet fiir Batteriebetrieh (9 V)

— geringe Stromaufnahme (ctwa | mW)

— direkter AnschluB einer LC-Anzeige fiir Parallclansicucrung
(z. B. FAR (09 A)

— Eingangsspannungsbereich £0,2 V oder 22V

RedaktionsschluB: Mat 1986
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veb halbleiterwerk frankfurt /oder

im veb kombinat mikroelaktronik

EbertusstraBe 2, Frankfurt (Oder)
Vorstand des Bezirksverbandes

1#[ KAMMER DER TECHNIK

Anlal3lich der bisherigen sehr erfolgreichen 10jahrigen Her-
ausgabe unserer Heftreihe ,MIKROELEKTRONIK", geben wir
auf vielfachem Wunsch unserer Abonnenten, erstmalig die-
sen Sonderdruck eines KATALOGES heraus und hoffen, auch
Ihnen damit eine Freude zu tun.

Wir erweitern damit unseren Informationsdienst, und die Her-
ausgabe weiterer Kataloge soll folgen!

Sollten Sie noch weiteren Bedarf fur diesen Katalog haben, so
erbitten wir eine umgehende Bestellung bei uns. Ein kleinerer
Bestand ist noch vorhanden.

Die Auslieferung erfolgt jedoch nur per NACHNAHME!

Mit freundlichen GriiRen!

Ihre Redaktions-Kommission

I-6-1 NT Ffo. 6102-688 GG 10/23/88



